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Bestellnummern-Verzeichnis

Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite
B78108-S1***-] 131 | B81121-C-*145 74
B78108-S1***-K 131 | B81121-C-*146 74
B78108-T1***-K 125 | B81121-C-*147 74 | B82111-B-C11 139
B78108-T3***-M 125 | B81121-C-*148 74 | B82111-B-C12 139
B81121-C-*149 74 | B82111-B-C13 139
B78108-X4 130 B82111-B-C14 139
B78108-X5 124 | B81121-C-D108 65 | B82111-B-C16 139
B82111-B-C17 139
B78148-S1***-] 131 | B81121-C-E108 65 | B82111-B-C18 139
B78148-S1**+-K 131 B82111-B-C19 139
B78148-T1**-K 125 | B81121-X-Y 74 | B82111-B-C20 139
B78148-T3***-M 125 B82111-B-C21 139
B81131-C1103-* 67 | B82111-B-C22 139
B81121-C-*92 69 | B81131-C1223-* 67 | B82111-B-C23 139
B81121-C-*93 69 | B81131-C1333-* 67 | B82111-B-C24 139
B81121-C-*94 69 | B81131-C1473-* 67
B81121-C-*95 69 | B81131-C1683-* 67 | B82111-E-C20 138
B81121-C-*96 69 | B81131-C1104-* 67 | B82111-E-C21 138
B81121-C-*97 69 | B81131-D1104-* 67 | B82111-E-C22 138
B81121-C-*98 69 | B81131-C1154-* 67 | B82111-E-C23 138
B81121-C-*99 69 | B81131-C1224-* 67 | B82111-E-C24 138
B81121-C-*100 69 | B81131-C1103-* 67 | B82111-E-C25 138
B81121-C-*104 65 | B81131-C1334-* 67 | B82111-E-C26 138
B81121-C-*105 65 | B81131-D1334-* 67 | B82111-E-C27 138
B81121-C-*106 65 | B81131-C1474-* 67 | B82111-E-C28 138
B81121-C-*107 65 | B81131-C1684-* 67 | B82111-E-C29 138
B81121-C-*108 65 | B81131-C1105-* 67
B81121-C-*109 65 | B81131-C1155-* 67 | B 82114-R-Al 145
B81121-C-*110 65 B 82114-R-A4 145
B81121-C-*111 65 | B81151-A-C1 76
B81121-C-*112 65 | B81151-A-C2 76 | B 82114-R-C1 145
B81121-C-*113 65 | B81151-A-C3 76 | B 82114-R-C4 145
B81121-C-*114 65 | B81151-A-C4 76
B81121-C-*121 63 | B81151-A-C5 76 | B82131-A5151-M 142
B81121-C-*122 63 | B81151-A-C6 76 | B82131-A5152-M 142
B81121-C-*123 63 | B81151-A-C7 70 | B82131-A5202-M 142
B81121-C-*124 63 | B81151-A-C8 70 | B82131-A5301-M 142
B81121-C-*125 63 B82131-A5302-M 142
B81121-C-*126 63 | B81151-A-B7 61 | B82131-A5401-M 142
B81121-C-*127 63 | B81151-A-B9 72 | B82131-A5402-M 142
B81121-C-*128 63 | B81151-A-B14 61 | B82131-A5701-M 142
B81121-C-*129 63 | B81151-A-B16 72
B81121-C-*130 63 B82132-A5151-M 142
B81121-C-*132 63 | B81151-A-C1 76 | B82132-A5152-M 142
B81121-C-*141 74 | B81151-A-C2 76 | B82132-A5202-M 142
B81121-C-*142 74 | B81151-A-C3 76 | B82132-A5301-M 142
B81121-C-*143 74 | B81151-A-C4 76 | B82132-A5302-M 142
B81121-C-*144 74 B82132-A5401-M 142
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Bestellnummern-Verzeichnis

Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite
B82132-A5402-M 142 | B82422-A1***-M 113 | B82506-W-A4 162
B82132-A5602-M 142 | B82422-A3***-K 112 | B82506-W-A5 162
B82132-A5701-M 142 | B82422-A3***-M 112 | B82506-W-A6 162
B82506-W-A7 162
B82133-A5151-M 142 | B82422-X1 113 | B82506-W-A8 162
B82133-A5152-M 142
B82133-A5202-M 142 | B82432-A1***-K 117 | B82507-B-A3 163
B82133-A5301-M 142 | B82432-A1***-M 117 | B82507-B-A4 163
B82133-A5302-M 142 B82507-B-A5 163
B82133-A5401-M 142 | B82432-X1 117 | B82507-B-B6 163
B82133-A5402-M 142
B82133-A5602-M 142 | B82494-A1***-K 121 | B82508-B-A3 164
B82133-A5701-M 142 | B82494-A1***-M 121 | B82508-B-B4 164
B82494-G1***-K 121 | B82508-B-B6 164
B82134-A5151-M 142 B82508-B-B7 164
B82134-A5152-M 142 | B82500-C-A2 157
B82134-A5202-M 142 | B82500-C-A5 157 | B82510-A-B1 165
B82134-A5301-M 142 | B82500-C-A8 157 | B82510-A-B2 165
B82134-A5302-M 142 | B82500-C-A10 157 | B82510-A-B3 165
B82134-A5401-M 142
B82134-A5402-M 142 | B82502-W-C2 158 | B82522-C-Al 168
B82134-A5701-M 142 | B82502-W-C5 158 | B82522-C-A2 168
B82502-W-C8 158 | B82522-C-A5 168
B82141-A1***-] 128 | B82502-W-C10 158 | B82522-C-A8 168
B82141-A1***-K 128 B82522-C-A10 168
B82141-B1***-J 128 | B82503-U-A5 159 | B82522-C-A13 168
B82141-B1***-K 128 | B82503-U-A8 159 | B82522-C-A14 168
B82503-U-A10 159
B82141-X1 127 | B82503-U-A12 159 | B82522-V-C1 167
B82503-U-A13 159 | B82522-V-C2 167
B82144-A2***-] 134 | B82503-U-A14 159 | B82522-V-C3 167
B82144-A2***-K 134 B82522-V-C5 167
B82504-W-Al 160 | B82522-V-C8 167
B82302-A-A2 175 | B82504-W-A2 160 | B82522-V-C10 167
B82302-A-A3 175 | B82504-W-A3 160
B82302-A-A4 175 | B82504-W-A4 160 | B82523-T-A5 169
B82302-A-A5 175 | B82504-W-A5 160 | B82523-T-A8 169
B82504-W-A6 160 | B82523-T-A10 169
B82412-A1%**-) 108 | B82504-W-A7 160 | B82523-T-A12 169
B82412-A1***-K 108 B82523-T-Al13 169
B82412-Al1***-M 108 | B82505-W-A2 161 | B82523-T-Al14 169
B82412-A3***-] 108 | B82505-W-A3 161
B82412-A3***-K 108 | B82505-W-A4 161 | B82524-V-A2 170
B82412-A3***-M 108 | B82505-W-A5 161 | B82524-V-A3 170
B82505-W-A6 161 | B82524-V-Ad 170
B82412-X1 108 | B82505-W-A7 161 | B82524-V-A5 170
B82524-V-A6 170
B82422-A1***-K 113 | B82506-W-A3 162 | B82524-V-A7 170
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Bestellnummern-Verzeichnis

Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite
B82625-A2502-N1 182 | B82723-J2202-N1 190
B82525-V-A2 171 | B82625-A2602-N1 182 | B82723-J2402-N1 190
B82525-V-A3 171 | B82625-A2802-N1 182 | B82723-J2501-N1 190
B82525-V-Ad 171 | B82625-A2103-N1 182
B82525-V-A5 171 B82724-A2102-N1 191
B82525-V-A6 171 | B82700-X1 189 | B82724-A2142-N1 191
B82525-V-A7 171 B82724-A2202-N1 191
B82721-K2401-N20 188 | B82724-A2402-N1 191
B82526-V-A3 172 | B82721-K2401-N21 188 | B82724-A2501-N1 191
B82526-V-A4 172 | B82721-K2501-N1 188
B82526-V-A5 172 | B82721-K2701-N20 188 | B82724-B2102-N1 192
B82526-V-A6 172 | B82721-K2122-N20 188 | B82724-B2202-N1 192
B82526-V-A7 172 | B82721-K2152-N1 188 | B82724-B2402-N1 192
B82526-V-A8 172 | B82721-K2202-N1 188 | B82724-B2501-N1 192
B82721-K2262-N1 188 | B82724-B2602-N1 192
B82527-A-A3 173 | B82721-K2362-N1 188
B82527-A-A4 173 B82724-C1-A10 197
B82527-A-A5 173 | B82722-A2102-N1 189 | B82724-C1-A12 197
B82527-A-B6 173 | B82722-A2202-N1 189 | B82724-C1-A13 197
B82722-A2301-N1 189 | B82724-C1-Al4 197
B82602-G-C2 178 | B82722-A2302-N1 189
B82602-G-C5 178 | B82722-A2501-N1 189 | B82724-G4-A8 195
B82602-G-C8 178 B82724-G4-A9 195
B82602-G-C10 178 | B82722-J2102-N1 189 | B82724-G4-A10 195
B82722-J2202-N1 189 | B82724-G4-A12 195
B82603-G-C2 179 | B82722-J2301-N1 189 | B82724-G4-A13 195
B82603-G-C5 179 | B82722-J2302-N1 189 | B82724-G4-Al14 195
B82603-G-C8 179 | B82722-J2501-N1 189
B82603-G-C10 179 B82724-J2102-N1 191
B82603-G-C12 179 | B82723-A2102-N1 190 | B82724-J2142-N1 191
B82723-A2202-N1 190 | B82724-J2202-N1 191
B82623-G1-A3 180 | B82723-A2402-N1 190 | B82724-J2402-N1 191
B82623-G1-A5 180 | B82723-A2501-N1 190 | B82724-J2501-N1 191
B82623-G1-A8 180
B82623-G1-A10 180 | B82723-E1-A8 196 | B82725-A2102-N1 193
B82623-G1-All 180 | B82723-E1-A9 196 | B82725-A2103-N1 193
B82723-E1-A10 196 | B82725-A2202-N1 193
B82624-B2102-N1 181 | B82723-E1-A12 196 | B82725-A2402-N1 193
B82624-B2202-N1 181 | B82723-E1-A13 196 | B82725-A2602-N1 193
B82624-B2302-N1 181 B82725-A2802-N1 193
B82624-B2402-N1 181 | B82723-G4-A5 194
B82624-B2502-N1 181 | B82723-G4-B5 194 | B82747-F4602-N1 200
B82624-B2602-N1 181 | B82723-G4-B8 194 | B82747-F4103-N1 200
B82723-G4-B9 194 | B82747-F4163-N1 200
B82625-A2102-N1 182 | B82723-G4-B10 194
B82625-A2202-N1 182 | B82723-G4-B12 194 | B82765-C1-A5 203
B82625-A2302-N1 182 B82765-C2-A6 203
B82625-A2402-N1 182 | B82723-J2102-N1 190 | B82765-C3-A3 203
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Bestellnummern-Verzeichnis

Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite
B82765-C4-A9 203 | B84104-710-A30 232 | B84112-B-B60 247
B82765-C5-A7 203 | B84104-710-A60 232 | B84112-B-B110 247
B82791-A5-A5 207 | B84104-710-A110 232 | B84112-B-B120 247
B82791-G11-A12 208 B84112-B-K10 247
B82791-G12-A13 207 | B84104-720-A10 235 | B84112-B-K30 247
B82791-G12-A14 207 | B84104-220-A30 235 | B84112-B-K60 247
B82791-G14-A16 208 | B84104-7220-A60 235 | B84112-B-L10 247
B82791-G14-Al7 208 | B84104-220-A110 235 | B84112-B-L20 247
B82791-G15-A16 207 B84112-B-L30 247
B82791-H15-A16 207 | B84104-730-A10 238 | B84112-B-L60 247
B82791-H15-A25 207 | B84104-230-A30 238 | B84112-B-L110 247
B84104-730-A60 238 | B84112-B-P30 247

B82791-X1 207 | B84104-230-A110 238
B84113-C-A30 252
B84101-C10 264 | B84108-S1004-A110 285 | B84113-C-A60 252
B84101-C20 264 B84113-C-A110 252
B84101-C30 264 | B84110-A-A5 216 | B84113-C-B30 252
B84101-C60 264 | B84110-A-A10 216 | B84113-C-B60 252
B84101-C140 264 | B84110-A-A20 216 | B84113-C-B110 252
B84101-C150 264 | B84110-A-A40 216 | B84113-C-K30 252
B84101-C180 264 B84113-C-L30 252
B84110-B-A14 218 | B84113-C-L60 252
B84102-C20 267 B84113-C-L110 252

B84102-C30 267 | B84111-A-A10 243
B84102-C40 267 | B84111-A-A20 243 | B84114-D-A10 256
B84102-C50 267 | B84111-A-A30 243 | B84114-D-A20 256
B84102-C140 267 | B84111-A-A60 243 | B84114-D-A30 256
B84102-C150 267 | B84111-A-A110 243 | B84114-D-A60 256
B84111-A-A120 243 | B84114-D-A110 256
B84102-K30 270 | B84111-A-B60 243 | B84114-D-B10 256
B84102-K40 270 | B84111-A-B110 243 | B84114-D-B20 256
B84102-K50 270 | B84111-A-B120 243 | B84114-D-B30 256
B84102-K160 270 | B84111-A-K10 243 | B84114-D-B60 256
B84111-A-K30 243 | B84114-D-B110 256
B84103-S1-A10 226 | B84111-A-K60 243 | B84114-D-K10 256
B84103-S1-A30 226 | B84111-A-L30 243 | B84114-D-K30 256
B84103-S1-A60 226 | B84111-A-L60 243 | B84114-D-K60 256
B84111-A-L110 243 | B84114-D-L10 256
B84104-K901-A 221 B84114-D-L.20 256
B84104-K920 221 | B84112-B-A10 247 | B84114-D-L.30 256
B84104-K923 224 | B84112-B-A20 247 | B84114-D-L60 256
B84112-B-A30 247 | B84114-D-L110 256

B84104-S1002-A30 221 | B84112-B-A60 247
B84104-S1006-A20 229 | B84112-B-A110 247 | B84115-E-A30 260
B84104-S1006-A30 229 | B84112-B-A120 247 | B84115-E-A60 260
B84104-S1006-A50 229 | B84112-B-B10 247 | B84115-E-A110 260
B84112-B-B20 247 | B84115-E-B30 260
B84104-710-A10 232 | B84112-B-B30 247 | B84115-E-B60 260
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Bestellnummern-Verzeichnis

Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite | Bestell-Nr. Seite
B84115-E-B110 260 | B85111-A-B13 90 | B85321-A-B3 100
B84115-E-K30 260 | B85111-A-B14 90 | B85321-A-B4 100
B84115-E-K60 260 | B85111-A-B15 90 | B85321-A-B5 100
B85111-A-B16 90 | B85321-A-B6 95
B84131-M1-G135 288 | B85111-A-B17 90 | B85321-A-B7 100
B84131-M1-H135 288 | B85111-A-B18 90 | B85321-A-B8 100
B84131-M2-G150 288 | B85111-A-B30 90 | B85321-A-B9 95
B84131-M2-H150 288 | B85111-A-B33 90 | B85321-A-B11 100
B84131-M2-G163 288 B85321-A-B12 100
B84131-M2-H163 288 | B85121-A-B1 80
B84131-M3-A116 288 | B85121-A-B2 80 | B85331-A-B1 97
B84131-M4-G180 288 | B85121-A-B3 80 | B85331-A-B2 97
B84131-M4-H180 288 | B85121-A-B4 80 | B85331-A-B3 97
B84131-M4-G225 288 | B85121-A-B5 80
B84131-M4-H225 288 | B85121-A-B6 80 | B85332-A-B1 97
B85121-A-B7 83
B84299-K21 282 | B85121-A-B8 83 | C62104-A1-A2 91
B84299-K26 282 | B85121-A-B9 83 | C62104-A2-A3 91
B85121-A-B10 83 | C62104-A2-A4 91
B84299-K28 299 | B85121-A-B11 83 | C62104-A4-A3 91
B84299-K33 295 | B85121-A-B12 83
B84299-K35 295 | B85121-A-B13 83
B84299-K36 295 | B85121-A-B14 83
B84299-K37 295 | B85121-A-B15 83
B84299-K39 295
B85121-A-B17 90
B84299-K44 273 | B85121-A-B18 90
B84299-K46 273 | B85121-A-B24 87
B84299-K49 273 | B85121-A-B29 90
B85121-A-B35 87
B84299-K53 292 | B85121-A-B38 87
B84299-K55 292 | B85121-A-B39 87
B84299-K56 292 | B85121-A-C37 87
B84299-K57-C 292
B85121-D-B1 83
B84299-K61-C 276 | B85121-D-B2 83
B84299-K62-C 276 | B85121-D-B3 83
B84299-K63 276 | B85121-D-B4 83
B84299-K64-C 276
B84299-K65 276 | B85122-A-B2 87
B84299-K66 276
B84299-K67 276 | B85313-A-B3 102
B85313-A-B4 102
B84551-A11-K90 210 | B85313-A-B7 102
B85313-A-C1 102
B85111-A-B1 85
B85111-A-B2 85 | B85321-A-B1 100
B85321-A-B2 100
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Bauformen-Ubersicht

Entstorkondensatoren
X-Kondensatoren

Bauform | Nennspannung Nennkapazitat Priifzeichen
Seite
B81551 | his 0,035 pF (X1) -
71| 800 V- bis
440 V~ 50/60 Hz 1 pF (X1)
220 V~ 400 Hz
B81121 | 250 V~ 0,022 pF (X2) A0DEN
62 | 50 bis 400 Hz bis I\
1 uF (X2) @@
B81131 | 250 V~ 0,01 pF (X2) NG \Y4
66 | 50/60 Hz bis 565-1
1,5 pF (X2)
B81121 | 300V~ 50/60 Hz 0,022 uF (X2) ACDE)
o4 bis DEDON
1 uF (X2)
B81121 | 400 V~ 0,01 uF (X2) A0
68 | 50 bis 1000 Hz bis
0,33 uF (X2)
B81151 | 300 V- 0,05 uF (X2) -
70 | 250 V~ 0,1 uF (X2)
50 his 400 Hz
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Bauformen-Ubersicht

Entstorkondensatoren
Y-Kondensatoren

Bauform | Nennspannung Nennstrom Nennkapazitét Priifzeichen
Seite
B81121 | 250 V~50/60 Hz |- 2500 pF (Y) ENOHOIGE)
r bis DEDON
0,033 uF (Y) @
B81151 | 440 V- - 1000 pF (Y) -
75 | 250 V~ 50/60 Hz bis
110 V~ 400 Hz 0,035 pF (Y)
B81551 | 440 V- - 5000 pF (Y) -
75 | 250 V~50/60 Hz bis
110 V~ 400 Hz 0,025 pF (Y)
Durchfuhrungskondensatoren
B85121 | bis 16und 25A | 1250 pF (Y) -
79 | 440 V- bis
250 V~ 50/60 Hz 0,05 pF (Y)
115V~ 400 Hz
B85121 | bis 10bis25A | 5000 pF (X2) -
81 | 350 V- bis
250 V~ 50/60 Hz 1uF
115V~ 400 Hz

Siemens Matsushita Components
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Bauformen-Ubersicht

Durchfuhrungskondensatoren

Bauform | Nennspannung Nennstrom Nennkapazitat Priifzeichen
Seite
| B85111 | 440 V- 16 A 2500 pF (Y) -
! 84 | 250 V~ 50/60 Hz 5000 pF (Y)
¥ 115V~ 400 Hz
B85121 | bis 16/25 A 2500 pF (Y) -
B85122 | 600 V- bis
86 | 440 V~50/60 Hz 1pF
220 V~ 400 Hz
B85111 | his 100 0,035 pF (X1) -
B85121 | 600 V- bis bis
88 | 440 V~ 50/60 Hz 1600 A 2 uF (X2)

220 V~ 400 Hz

Anschluf3elemente fur Durchfihrungskondensatoren

C62104
91

14
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Bauformen-Ubersicht

Durchfihrungsfilter

Bauform | Nennspannung Nennstrom Nennkapazitat Priifzeichen
Seite
B85321 | his 16 A 2 x 2500 pF (Y) | -
94 | 350 V-
250 V~ 50/60 Hz
115V~ 400 Hz
B85331 | bis 25A 2 x 2500 pF (Y) |-
B85332 | 440 V- bis
96 | 440 V~50/60 Hz 2 x 0,1 uF (X2)
220 V~ 400 Hz
B85321 | bis 6bis200A | 2x0,15 pF (X1) |-
£ 98 | 750 V- bis
600 V~ 50/60 Hz 2 x 4,7 uF (X2)
‘ 300 V~ 400 Hz
B85313 | 350 V- 6A 2 x 800 pF -
101 bis
2 x 3500 pF

Siemens Matsushita Components
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Bauformen-Ubersicht

HF-Drosseln
Chip-Induktivitaten fur Oberflachenmontage

Bauform
Seite

Nennstrom

Nenninduktivitat

SIMID 01
B82412
106

0,09 bis 0,6 A

0,022 bis 10 pH

SIMID 02
B82422
110

0,065 bis 0,7 A

0,0082 bis 100 uH

asgEs

SIMID 03
B82432
115

0,055 his 0,6 A

1,0 bis 10000 uH

T =
aasEaan

SIMID 04
B82494
119

0,01 bis 0,19 A

0,22 bis 100 pH

HF-Drosseln, axial und radial

MCC
B78108-T
123

0,08 bis1,1 A

0,1 bis 100 uH

MCC
B78148-T
123

0,08 bis1,1 A

0,1 bis 100 uH

16
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Bauformen-Ubersicht

HF-Drosseln, axial und radial

Bauform
Seite

Nennstrom

Nenninduktivitat

SBC
B82141-A
126

0,055 his
0,725 A

1 bis 1000 pH

SBC
B82141-B
126

0,055 bis
0,725 A

1 bis 1000 uH

BC
B78108-S
129

0,05his 1,2 A

1 bis 4700 uH

BC
B78148-S
129

0,05hbis1,2A

1 bis 4700 uH

—{m)
i)
)

LBC
B82144-A2
133

0,02 bis2,2 A

1 bis 100000 pH

Siemens Matsushita Components
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Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen
UKW-Drosseln

Bauform | Nennstrom Nenn- Kern Nenn- Prif-
Seite induktivitat spannung | zeichen
B82111-E-C | 0,1 bis 6 A 7 bis Ferrit 500 Vv~
137 1200 puH 5652
e
< —
=3
el
B82111-B-C | 2 bis 10 A 3 bis Ferrit 500 V~
139 25 uH 5652
B82131 ... B82134 | 0,15 bis 6 A 1 bis Karbonyl- | 500 V~
141 420 pH gisen 5652
2
R
~d—
—
B82114 | max. 1 A - Ferrit 500 V~
144 6-Loch 565-2

18
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Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitét je Wicklung Nenn- Prif-
Seite | je Wicklung | Einfach- Zweifach- spannung | zeichen
drossel drossel
B82500 | 0,2 his 2 A 120 pH bis - 250 V~ -
157 3,9 mH
B82502-W | 0,1 his 2 A 680 uH bis 330 uH bis 500 V~ -
158 82 mH 68 mH
B82522-V
167
B82522-C | 0,1 bis - 18 uH bis 400 V~ -
168 | 10 A 64 mH
B82503 | 0,5 bis 100 pH bis 33 uH bis 400 V~
159 | 10 A 47 mH 15 mH 5652
B82523

169

f {‘“ A ' Wi
Ll W"Mui"““"" wmmt. (S
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Bauformen-Ubersicht

Entstordrosseln
Stabkerndrosseln

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitét je Wicklung Nenn-
Seite | je Wicklung | Einfach- Zweifach- spannung
drossel drossel

B82504 | 1 his 25 A 65 uH bis 20 puH bis 500 V~
160 27 mH 3 mH

B82524
170

B82505 | 4 bis 40 A 56 uH bis 15 uH bis 500 V~
161 5,6 mH 1,8 mH

B82525
171

B82506 | 6 bis 60 A 80 uH bis 25 uH bis 500 V~
162 5mH 1,7 mH

B82526
172

B82507 | 25bis 75 A | 80 uH bis 28 uH bis 500 V~
163 1,4 mH 300 uH

B82527
173

B82508 | 60 bis 30 uH bis - 500 V~
164 | 270 A 870 pH

B82510 | 250 his 16 uH bis - 750 V~
165 | 700 A 120 yH
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Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen
Schutzleiterdrosseln

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitét je Wicklung Nenn- Prif-
Seite | je Wicklung | Einfach- Zweifach- spannung | zeichen
drossel drossel
B82302 | 16 bis36 A | 1,2 mH bis - -
175 4,3 mH %052
Ringkerndrosseln mit Pulverkern

B82602 | 0,2 bis 2 A 1,2 mH bis - 250 V~
178 25 mH 3652
B82603 | 0,2 bis 4 A 1,2 mH bis - 250 V~
179 50 mH 5652
B82623-G1 | 0,3 his3 A - 33 uH bis 250 V~
180 1,2 mH %652
b\

beantragt

Siemens Matsushita Components

21



Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen
Ringkern-Zweifachdrosseln mit Pulverkern

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitatje | Nenn- Prif-
Seite | je Wicklung Wicklung spannung | zeichen
B82624-B | 1 bis 6 A 25 bis 800 uH 250 V~
181 565-2
b\
beantragt
B82625-A | 1 bis 10 A 25 bis 2000 uH 250 V~
182 565-2
b\
beantragt
Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln
B82721-K | 0,4 bis 3,6 A 0,4 bis 39 mH 250 V~ -\
188 565-2
B82722-A | 0,3 bis 3 A 1,2 bis 47 mH 250 V~ -\
B82722-J %652
189
I
B82722-A B82722-J
B82723-A | 0,5bis4 A 2,7 bis 56 mH 250 V~ -\
B82723-J %652
190
I
I
B82723-A B82723-J
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Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitatje | Nenn- Prif-
Seite | je Wicklung Wicklung spannung | zeichen
B82724-A | 0,5 bis 4 A 3,3 bis 82 mH 250 V~ A
B82724-J 5652
191
|
B82724-A B82724-J
B82724-B | 0,5 bis 6 A 1,8 bis 100 mH 250 V~ A
192 565-2
B82725-A | 1 bis 10 A 1,8 bis 68 mH 250 V~ A
193 565-2
Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln mit Schirmung
B82623-G4 | 0,5 his4 A 3,3 bis 39 mH 250 V~
194 565-2
B82624-G4 | 1 bhis 10 A 1,8 bis 33 mH 250 V~ -
195

Siemens Matsushita Components
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Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln mit Schirmung

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitatje | Nenn- Prif-
Seite | je Wicklung Wicklung spannung | zeichen
B82723-E1 | 1 his6 A 1,5 bis 12 mH 250 V~ -
196
B82724-C1 | 2 bis 10 A 1,8 bis 15 mH 250 V~ -
197
Stromkompensierte Ringkern-Dreifachdrosseln
B82747-F | 6 bis 16 A 2 bis 6 mH 440 V~
200 565-2
beantragt
b\
beantragt

24
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Bauformen-Ubersicht

Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkern-Vierfachdrosseln

Bauform | Nennstrom Nenninduktivitatje | Nenn- Prif-
Seite | je Wicklung Wicklung spannung | zeichen
B82765-C | 6 bis 75 A 0,7 bis3mH 380 V~ -
202
Drosseln und Filter fir Daten- und Signalleitungen
Zweifachdrosseln
B82791 | 0,1 A 4,7 bis 38 mH 80 V-/ -
206 42 V~
Vierfachdrosseln
B82791 | 0,1 A 0,2 bis 6 mH 80 V-/ -
208 42 V~
Filter
B84551 | 0,1 A - 50 V- -
210 | je Leitung

Siemens Matsushita Components
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Bauformen-Ubersicht

Netzfilter fur 1-Phasen-Systeme
Filter fir gedruckte Schaltungen

Bauform | Nennstrom Nennspannung Priifzeichen
Seite
B84110-AB | 0,5 bis 4 A 115/250 V~ © N @
216 565-3
B84110-B [ 14 A 250 Vi~ OO
218 565-3
Filter mit IEC-Stecker
B84104-K | 2 his6 A 115/250 V~ L-\Y
B84104-S1002 %53
221
B84104-K923 | 4 A 250 V~ A @
224 565-3
B84103-S1 | 1 his6 A 115/250 V~ A @
226 565-3

26
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Bauformen-Ubersicht

Netzfilter fur 1-Phasen-Systeme
Filter mit IEC-Stecker

Bauform | Nennstrom Nennspannung Prufzeichen
Seite
B84104-S1006 | 2 bis 5 A 115/250 V~ AN @
229 565-3
B84104-710 | 1 bis 10 A 250 V~ ® M
232 565-3
SESKOXG)
B84104-720 | 1 bis 10 A 250 V-~ O @
235 565-3
©OD®®
B84104-Z30 | 1 bis 10 A 250 V~ ® W
238 565-3
@

Siemens Matsushita Components
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Bauformen-Ubersicht

Netzfilter fur 1-Phasen-Systeme
SIFI-Standardfilter

Bauform | Nennstrom Nennspannung Priifzeichen
Seite
SIFI-A | 1 bis 20 A 115/250 V~ ® D
B84111 %653
243 Of |\ §
Geh&useform A
SIFI-B | 1 bis 20 A 115/250 V~ ® D
B84112 %53
247 OMNE@
Gehduseform B
SIFI-C | 3bis10A 115/250 V~ ® D
B84113 %53
252 oM@
SIFI-D | 1his10 A 115/250 V~ ® D
B84114 3653
256 ON@
Gehduseform L
SIFI-E | 3 bis 10 A 115/250 V~ ®
B84115 %53
260 O @

Gehauseform P

28
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Bauformen-Ubersicht

Netzfilter fur 1-Phasen-Systeme
Filter mit Anschlu3klemmen

Bauform | Nennstrom Nennspannung Priifzeichen
Seite
B84101 | 0,5 his6 A 250 V~ -
264
B84102 | 0,5 bis 4 A 250 V~
267 565-3
B84102 | 1 bis6 A 250 V'~
270
B84299-K | 10 his 25 A 250 V~
273 565-3
Filter mit zusatzlicher LF-Entstérung
B84299-K | 2 bis 36 A 250 V~ -\
276 565-3
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Bauformen-Ubersicht

Netzfilter fur 1-Phasen-Systeme
Filter mit zusatzlicher VHF-Entstérung

Bauform | Nennstrom Nennspannung Priifzeichen
Seite
B84299-K | 10 bis 25 A 250 V~ -
E 282
4 SIEMENS
Funk-Enstorgeriit
BB4299-K21
2510A - 280V=
? Q
Netzfilter fur 3-Phasen-Systeme
Filter mit Flachsteckern, Schraubanschlissen bzw. AnschluRklemmen
B84108 | 4x 10 A 250/440 V~ ®
285 565-3
B84131 |4x 16 A 250/440 V~ AN @
287 | bis
4 x 125 A
B84299-K | 4x 6 A 250/440 vV~ AN @
292 | bis 565-3
4 x50 A

30
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Bauformen-Ubersicht

Netzfilter fur 3-Phasen-Systeme

Filter mit zusatzlicher VHF-Entstérung

Bauform | Nennstrom Nennspannung Priifzeichen
Seite
B84299-K | 4x6 A 250/440 V~ 2\
295 | bis
4 x75A
TR
—
2 Q
SIEMENS
-l
< 2
I
Filter fir Feuchtraumanwendungen
B84299-K | 4 x40 A 250/440 V~ -
299

Siemens Matsushita Components
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Allgemeines

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Einfihrung

So lange es elektronische Ubertragungsmittel wie Radio, Fernsehen und Telefon gibt, so lange ist
auch deren Beeinflussung durch andere elektronische Geréate bekannt. Schon seit 1928 gibt es
gesetzliche Bestimmungen zur Funk-Entstérung, die durch eine Begrenzung der Stéraussendung
Ubertragungswege und Empfangseinrichtungen schitzen.

Mit dem immer dichter werdenden Einsatz von elektrischen und elektronischen Geréaten sind nicht
nur die Prinzipien der Funk-Entstérung zu beachten, vielmehr ist daflir Sorge zu tragen, dal3 im
Sinne der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) alle Einrichtungen gleichzeitig arbeiten kén-
nen. Definitionsgemal ist die EMV die Fahigkeit elektrischer Einrichtungen, in ihrer elektromagne-
tischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren und dabei diese Umgebung, zu der auch an-
dere Einrichtungen gehoren, nicht unzulassig zu beeinflussen.

Der EMV-Begriff umfal3t die elektromagnetische Aussendung (EMA) und die elektromagnetische
Beeinflu3barkeit (EMB) (Bild 1).

Die von einer Storquelle ausgehenden elektromagnetischen Energien kdnnen leitungsgebunden
oder strahlungsgebunden sein.

Dies gilt auch fur die Ausbreitungswege und die elektromagnetische Beeinflussung einer Storsen-
ke.

Fur die Erarbeitung wirtschaftlicher Losungen ist es notwendig, nicht nur einen Teilbereich, z.B.
die leitungsgebundene Aussendung, sondern beide, Ausbreitungs- und Beeinflussungsmaoglich-
keiten, im gleichen Mafl3e zu beachten.

EMV = Elektromagnetische
EMV Vertraglichkeit
Aussendung Beeinflu3barkeit EMA = Elektromagnetische
Aussendung
— EMA EMB ] EMB = Elektromagnetische

Beeinflu3barkeit
LA = Leitungsgebundene
— LA leitungsgebunden LB —— Aussendung
LB = Leitungsgebundene
Beeinflu3barkeit

— SA strahlungsgebunden SB - SA = Strahlungsgebundene
Aussendung

e . " 55B0007-3 SB = Strahlungsgebundene
Storquelle  Ausbreitung  Storsenke Beeinflulibarkeit

Bild 1 EMV-Begriffe

Um leitungsgebundene elektromagnetische Stérungen auf die in einer EMV-Planung festgelegten
Pegelwerte zu begrenzen oder unter die in den Funk-Entstdrbestimmungen aufgefihrten Grenz-
werte abzusenken, werden Entstorbauelemente oder Entstorfilter eingesetzt. Diese kbnnen ent-
weder der Stérquelle oder der Stdrsenke zugeordnet sein (Bild 2).

Siemens Entstormittel stehen dabei in ausgewogener Form sowohl fur Netzleitungen wie auch fur
Signal- und Steuerleitungen zur Verfiigung.

Siemens Matsushita Components 33
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Allgemeines

SA\ /SA Lf l

—_— A

Netzzufihrung

LA —= A

A4

Sl N

SA

/SA

Signalleitung

Steuerleitung

[ —Storstrome
Filter ~~Storspannungen

elektrisches Feld

SA — magnetisches Feld

™ elektromagnetisches Feld
SSB0008-B

Bild 2 Beeinflussungsmodell und Filterung

Storquellen und Stérsenken

Bei den Stoérquellen kdnnen zwei Hauptgruppen nach der Art des emitierten Frequenzspektrums

unterschieden werden (Bild 3).

Storquellen mit diskreten Frequenzspektren (z.B. Hochfrequenzgeneratoren und Mikroprozessor-
systeme) geben die Stoérenergie konzentriert auf schmalen Frequenzbandern ab.

Schaltgeréate und Elektromotoren in Hausgeraten, z.B. verteilen ihre Stérenergien auf breite Fre-
quenzbénder und werden den Stérquellen mit kontinuierlichem Frequenzspektrum zugeord-

net.
Storquelle
Diskretes Kontinuierliches
Frequenz-Spektrum Frequenz-Spektrum
SSB0012-4

uP-Systeme Schaltgeréte (Schiitze, Relais)
HF-Generatoren Hausgerate
Medizinische Geréte Gasentladungslampen
Datenverarbeitungsanlagen Leistungshalbleiter
Mikrowellengerate Zweipunktregler
Ultraschallgerate Zundanlagen
HF-Schweil3gerate Schweil3gerate
Ton- und Fernseh- atmospharische
Rundfunkempfanger Entladungen

Schaltnetzteile
Frequenzumrichter

Bild 3 Stérquellen
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Allgemeines

Elektrische Betriebsmittel oder Anlagen die Stérungen ausgesetzt sind und von diesen beeinflul3-
bar sind, werden als Stérsenken bezeichnet.

In gleicher Weise wie die Storquellen lassen sich auch die Stérsenken hinsichtlich der Frequenz-
charakteristik katalogisieren. Man unterscheidet zwischen schmalbandiger und breitbandiger Be-
einflubarkeit (Bild 4).

Schmalbandsysteme sind z.B. Ton- und Fernsehgerate, wahrend Datenverarbeitungsanlagen
meist den Breitbandsystemen zuzuordnen sind.

Stérsenke
Schmalbandige Breitbandige
Beeinflubarkeit BeeinfluRbarkeit
SSB0012-4

Ton- und Fernseh- Digitale und analoge
Rundfunkempfanger Systeme
Funkempfangseinrichtungen Datenverarbeitungsanlagen
Modem ProzeRrechner
Datenuibertragungsanlagen Steuersysteme
Telemetrische Funkiiber- Video-Ubertragungs-
tragungseinrichtungen einrichtungen
Frequenzcodierte Signalgerate Interface-Leitungen

Bild 4 Storsenken

Ausbreitung von elektromagnetischen Stérungen und EMV-Meftechnik

Wie bereits erwahnt gehen von einer Storquelle leitungsgebundene und strahlungsgebundene
elektromagnetische Stérungen aus.

Die Ausbreitung tber Leitungen kann durch die Messung des Stérstromes und der Stérspannung
nachgewiesen werden (Bild 5).

Der Einflu® von Storfeldern auf die nachste Umgebung wird durch die Messung der magnetischen
und elektrischen Feldkomponenten beurteilt. Diese Art von Ausbreitung wird vielfach auch als
elektrische oder magnetische Kopplung bezeichnet.

Im hoheren Frequenzbereich, gekennzeichnet dadurch, dal3 Geratedimensionen in die GréRen-
ordnung der betrachteten Wellenlange kommen, werden die Stérenergien vorwiegend direkt ab-
gestrahlt.

Meltechnisch laRt sich diese Abstrahlung in der Beurteilung der elektrischen oder der magneti-
schen Komponente der elektromagnetischen Stdrstrahlungsdichte erfassen.

Um die BeeinfluBbarkeit von Stérsenken Uberprifen zu kdnnen, sind ebenfalls leitungs- und strah-
lungsgebundene Wege zu beachten.

Als Storgeneratoren stehen dabei Quellen, sowohl mit sinusformigen Dauerstérungen wie auch
Impulsgeneratoren unterschiedlichster Pulsformen zur Verfigung.
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Netzzufihrung
Tastkopf

'[Sfd

Netz-

Uer
Nachbildung 310

Stromwandler

Selektives Volt meter Quelle

Spektrumanalysator
Speicheroszillograph

Transientenrekorder [

Ests

Stabantenne

S

Selektives —
Voltmeter

Dipolantenne

0[O

Selektives
Voltmeter
p L
Hsts = magnetische
Storfelder
Esw = elektrische
Storfelder
Psiw = elektromagne-
\ tische Storfelder
Hsts (Storstrahlung)
Rahmenantenne
Selektives
Voltmeter
SSB0016-2

Bild 5 Ausbreitung elektromagnetischer Stérungen und EMV-Mel3technik

EMV-Bestimmungen und Vorschriften

Auf dem Gebiet der EMV sind in den letzten Jahren zahlreiche Normen beschlossen worden. Der
Rat der Européaischen Gemeinschatft hat in einer EMV-Richtlinie seine Absicht erklart, alle Vor-
schriften auf diesem Gebiet bis zum 1.1.1992 europaweit zu harmonisieren.

Bei Drucklegung waren u.a. folgende Normen und Vorschriften giiltig:

Vorschriften zur Funkentstérung

e |ISM-Gerate (Industrial, Scientific, Medical Equipment)

VDE 0871 Teil 1-11 EN55011

CISPR Publ. 11

e ITE-Geréate (Information Technology Equipment)

VDE 0871 Teil 2-20 EN55022
e Radio- und TV-Geréate
VDE 0872 Teil 13 EN55013

e Gerate fur hbhere Spannungen

VDE 0873 EN55018
e Hausgeréate

VDE 0875 Teil 1 EN55014
e Leuchten

VDE 0875 Teil 2 EN55015

e Mel3gerate
VDE 0876 -

36

CISPR Publ. 22

CISPR Publ. 13

CISPR Publ. 18

CISPR Publ. 14

CISPR Publ. 15

CISPR Publ. 16
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¢ MelRverfahren

VDE 0877 - CISPR Publ. 16
e Fernmeldegerate

VDE 0878 EN55022 CISPR Publ. 22
o Kraftfahrzeuge

VDE 0879 - CISPR Publ. 12

Vorschriften zur Storfestigkeit

Die Vorschriften zur Funkentstérung geben teilweise auch Forderungen zur Storfestigkeit der Ge-
rate an. Daneben sollen - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - folgende Normen oder Norment-
wurfe genannt werden, die Prifvorschriften festlegen:

e Leitungsgebundene Stérungen

VDE 0160 : energiereicher Puls, entsprechend nahem Kurzschluf3
IEC 801 Teil 5 : Einzelpuls, entspricht Blitz oder Schaltpuls
IEC 801 Teil 4  : Burst, entspricht Schaltpulsen oder z.B. Kontaktprellen
IEC 801 Teill 6 :schmalbandige StérgroRen 10 kHz ... 150 MHz

e Strahlungsgebundene Beeinflussung
IEC 1000-5-3 : Versorgungsnetz, magnetisches Feld
IEC 801 Teil 3  : hochfrequente Strahlungsfelder

e Elektrostatische Entladungen

IEC 801 Teil2  : ESD-Prifungen

Ausbreitung von leitungsgebundenen Stérungen

Zur richtigen Auswahl von Entstérbauelementen und -Filtern ist es notwendig die Ausbreitungs-
verhaltnisse der leitungsgebundenen Stérungen zu kennen.

Von einer erdfreien Storquelle gehen zunachst nur Stérungen aus, die sich langs der angeschlos-
senen Leitungen ausbreiten.

Wie der Netzstrom so fliel3t auch der Storstrom auf dem einen Leiter zur Storsenke hin und auf
dem anderen Leiter zurlick.

Die beiden Strome befinden sich im Gegentakt.

Diese Storung wird deshalb als Gegentaktstdrung (differential-mode) oder symmetrische Stérung
bezeichnet (Bild 6).
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Storquelle Storsenke
—i
— e e
R
g —— —
—— - -
SSB0022-B
g
——  (leichtakt-Stdrstrom Cp: parasitére
———» Gegentakt-Storstrom Kapazitat

Bild 6 Gleichtakt- und Gegentaktstorung

Parasitare Kapazitaten in der Storquelle und Storsenke oder beabsichtigte Masseverbindungen
rufen jedoch auch einen Storstrom im Erdkreis hervor. Dieser Stérstrom flie3t auf den beiden An-
schluB3leitungen zur Stérsenke hin und Uber Erdleitungen zuriick.

Die beiden Strome auf den Anschluf3leitungen befinden sich im Gleichtakt. Die Stérung wird des-
halb Gleichtaktstérung (common-mode) oder asymmetrische Stérung genannt.

Im europdaischen Sprachgebrauch wird zusatzlich zu den beiden o0.g. Komponenten noch die un-
symmetrische Stérung verwendet. Diese Komponente kennzeichnet die Stérspannung zwischen
einer Leitung und Bezugsmasse bzw. der zweiten Leitung und Bezugsmasse.

Zur Auswahl von geeigneten Siemens-Entstorfiltern sind bei den einzelnen Filterbauformen die
charakteristischen Dampfungswerte angegeben.

Filterschaltung und Leitungsimpedanz

Entstorfilter sind nahezu immer als reflektierende Tiefpal3filter aufgebaut d.h., sie erreichen dann
ihre hdchste Sperrddmpfung, wenn sie einerseits an die Impedanz der Storquelle bzw. der Stor-
senke und anderseits an die Impedanz der Leitung fehlangepal3t sind. Mdgliche Filterschaltungen
bei verschiedenen Impedanzen der Leitung bzw. der Storquelle und Stérsenke zeigt Bild 7.

Um Filterschaltungen optimal aufbauen zu kénnen und wirtschaftliche Losungen zu ermdglichen,
ist also die Kenntnis der Innenimpedanzen notwendig.

Aus Berechnungen und umfangreichen Messungen sind die Innenimpedanzen der in Betracht
kommenden Leitungsnetze bekannt. Nicht bekannt oder nur unzureichend bekannt sind in den
meisten Fallen die Impedanzen der Storquellen bzw. der Storsenken.

Zur Dimensionierung der geeigneten Filterschaltung ist daher stets die Mefl3technik notwendig.
Hier bieten wir allen Kunden unsere Beratung durch erfahrene Mitarbeiter vor Ort oder in unserem
EMV-Labor in Regensburg an.
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Impedanz Impedanz
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Bild 7 Filterschaltung und Impedanz

EMV-Labor

Fur die Unterstitzung unserer Kunden bei Entstdrproblemen und fur grundlegende Untersuchun-
gen bei der Applikation von Entstérbauelementen betreiben wir in Regensburg ein umfangreich
ausgestattetes Labor. Dort werden fur Gerate, Anlagen und Maschinen die wirtschaftlich glinstig-
sten Entstorbeschaltungen ermittelt, so dal3 die gesetzlich geforderten bzw. empfohlenen
Grenzwerte eingehalten werden kdnnen.

Fur die Ermittlung der leitungsgebundenen Stérungen, die Uber Netz-, Daten- und Verbindungs-
leitungen von den zu untersuchenden Geraten ausgehen, stehen geschirmte Kabinen mit
MeRplatzen und den entsprechenden Mel3geraten zur Verfligung. Ein rechnergestitztes Mel3ver-
fahren ermdglicht rationelle Reihen- und Vergleichsmessungen. Durch schnelle Analyse der
gemessenen Werte verschiedener Entstorbeschaltungen kann fir die meisten Geréte das gin-
stigste Bauelement bzw. die glunstigste Bauelementengruppe in kurzer Zeit ermittelt werden. Je
nach Anwendungsfall werden entweder serienmalige Bauelemente und/oder Filter (kurze Liefer-
zeit auch bei kleinen Gerateserien) oder kundenspezifische Filter (Stickzahlfrage) eingesetzt.

Bei der Konstruktion der Gerate sollte bereits der Platzbedarf fur die Entstérbeschaltung bertck-
sichtigt werden. Erste Entstoruntersuchungen bereits an einem Prototyp kdnnen hierbei nitzlich
sein. AuBerdem liefern sie rechtzeitig wichtige Informationen tber entstértechnisch einwandfreie
Leitungsfuhrungen und Schirmungen. Sollte es sich als notwendig erweisen, kénnen konstrukti-
onsbedingte Anderungen in dieser Phase noch problemlos durchgefiihrt werden.
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Fur Storstrahlungsmessungen steht eine Absorberhalle mit reflektierendem Boden zur Verfigung.
Darin kbnnen Messungen nach VDE 0877 Teil 2 und allen wichtigen einschlagigen Vorschriften
bei Mel3entfernungen bis 10 m durchgefuhrt werden.

Zur Ermittlung der Storfeldstarke im Frequenzbereich 10 kHz...1 GHz ist diese Halle mit speziel-
len StérmelRempfangern, Spektrumanalysatoren sowie verschiedenen Antennen ausgestattet.
Zur Bestimmung der Storleistung im Frequenzbereich 30 MHz ... 300 MHz steht ein Mel3platz mit
einer absorbierenden Stromwandlerzange bereit.

Spezielle Einrichtungen wie Wasserzu- und -abfluf3, Absaugung schadlicher Gase, Temperatur-
regelung, 3 x200 A elektrischer AnschluBwert und grol3e Tore ermoéglichen es, auch
grofRvolumige oder leistungsstarke Gerate und Anlagen wie Grol3-DV-Anlagen oder Kraftfahrzeu-
ge zu untersuchen. Ferner ermdglicht die Raumschirmung Untersuchungen frei von
Umweltstérungen und der Beeinflussung von drtlichen Nutzsignalen, wie TV und Radio oder pri-
vaten und staatlichen Funkdiensten, und nicht zuletzt ist man unabhangig von der Wetterlage.

Prifungen zu der BeeinfluRBbarkeit durch leitungsgebundene oder eingestrahlte Stérungen sind
ebenfalls moglich. Dabei mul3 fur jedes Gerat die Prufscharfe anhand der zutreffenden Normen
und anhand der vorgesehenen Einsatzbedingungen festgelegt werden, ebenso die tolerierbaren
Stoérungen, die im Gerat auftreten dirfen.

Nationale und internationale Empfehlungen und Vorschriften sind die Basis fur alle Untersuchun-
gen und Beratungen. Mit dem Fernmeldetechnischen Zentralamt (FTZ) und den internationalen
Prifstellen bestehen enge Kontakte. Erfahrene Mitarbeiter wirken aktiv an der Erstellung von Nor-
men und Vorschriften mit.

Selbstverstandlich werden alle Gerate und Informationen, die uns von den verschiedenen Kunden
anvertraut werden, mit der nétigen Diskretion behandelt.

Auswabhlkriterien fur Entstormittel

Ausgehend von den derzeit bestehenden Technologien ist zur Gewahrleistung der
elektromagnetischen Vertraglichkeit im Normalfall ein Frequenzbereich von 10 kHz bis 1000 MHz
zu betrachten, sofern niederfrequente Netzrickwirkungen unbertcksichtigt bleiben.

Entstormittel missen folglich Hochfrequenzeigenschaften aufweisen und meist eine extrem
breitbandige Wirkung besitzen.

e Fir Bauelemente dient als Kennzeichnung der Hochfrequenzeigenschaften die Angabe der
Impedanz in Abh&ngigkeit von der Frequenz.

e Bei Entstorfiltern ist wie bereits aufgefiihrt die Einfigungsdampfung das Auswahlkriterium.
Die Einflgungsdampfung ist definiert als das logarithmische Verhéltnis der ohne und mit Filter
an einem AbschluRwiderstand abgegebenen Leistung (Einzelheiten dazu sind eingangs beim
Abschnitt Entstorfilter aufgefuhrt).

Wird der Prufling beim Messen der Einfligungsdampfung beidseitig mit einem reellen Widerstand
von z.B. 50 Ohm abgeschlossen, so spricht man von der 50-Ohm-Einfliigungsdampfung.

40 Siemens Matsushita Components



Allgemeines

Je nach dem Einsatzfall muf3 bewertet werden, mit welchen Prioritéaten die drei moglichen Damp-
fungsangaben

— asymmetrisch (Gleichtaktdampfung, common mode)
- symmetrisch (Gegentaktddmpfung, differential mode) oder
- unsymmetrisch

zu betrachten sind.

Das Melverfahren der 50-Ohm-Einfligungsdampfung ist der Nachrichtentechnik entlehnt und
auch in den einschlagigen nationalen und internationalen Vorschriften genormt.

Es erlaubt zwar einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Filtern, die Aussagekraft fir die Wir-
kung des Filters im Anwendungsfall ist aber gering.

Der Grund liegt darin, wie bereits im vorangehenden Abschnitt aufgefiihrt, da weder die Stérquel-
le bzw. die Storsenke noch das angeschlossene Leitungssystem bei Frequenzen < 1 MHz einen
reellen Innenwiderstand von 50 Ohm aufweisen.

Die Dampfung von Stérimpulsen &Rt sich ebenfalls unter Zugrundelegung der Einfligungsdamp-
fung nicht ohne weiteres ermitteln. Hier ist es notwendig das nichtlineare Verhalten der Entstor-
drosseln in den Filtern zu beachten.

Filterspezifische Werte kbnnen bei Angabe der Impulsformen auf Anfrage genannt werden.

Anordnung und Einbau von Filtern und Filterbauelementen

Werden Filterschaltungen aus Einzelbauteilen aufgebaut, sind folgende Grundregeln zu beach-
ten:

e Zur Vermeidung von kapazitiven und induktiven Verkopplungen zwischen den Bauteilen und
zwischen Filter- Ein- und -Ausgangen sind die Bauteile im Zuge der Leitung anzuordnen (siehe
Beispiel auf Bild 8).

2x12mH
2x1A

G & 8 o
0,022uF_T_CY_L = _L °
(A) (C)I—:[ Gy l: G (B)
G, |1pF _E F
o 0,022pF—J: Y . ! M %
SSB0052-X

Bild 8 Richtige Anordnung von Filter-Bauelementen z.B. auf einer Leiterplatte

e Da die Dampfung einer Filterschaltung im MHz-Bereich in erster Linie von den gegen Masse
geschalteten Kondensatoren bestimmt wird, sind die Kondensator-Anschluf3dréahte moglichst
induktivitatsarm, also kurz, zu halten.

e Filterschaltungen, die in Geraten mit engen Platzverhaltnissen untergebracht werden miissen,
sind zu schirmen.
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Bei fertigen Filtern sind die folgenden Regeln besonders zu beachten:

e das Herstellen einer elektrisch gut leitenden Verbindung zwischen dem Filtergehause bzw. der
Filtermasse und dem metallischen Gehause der Storquelle bzw. Stérsenke und

e die ausreichende hochfrequente Entkopplung, wenn nétig durch Schirmtrennwénde, zwischen
den Leitungen am Filtereingang (stérende Leitung) und am Filterausgang (gefilterte Leitung).

Sicherheitsbestimmungen

Bei der Auswahl der Entstormittel sind besonders bei Netzanwendung die Sicherheitsbestimmun-
gen des betreffenden Gerates zu beachten.

Besonders hingewiesen sei auf folgende Punkte:

Durch die Beschaltung der Netzleitungen mit Kondensatoren gegen Geratemasse (Y-Kondensa-
toren) fliel3t im Fehlerfall (z.B. Unterbrechung des Schutzleiters) ein kapazitiver Ableitstrom bei
Bertuhrung der Geratemasse zwischen Geratemasse - Mensch - Erde. Dieser Strom mul} be-
grenzt oder aber so abgeleitet werden, dalR im Fehlerfalle keine geféahrlichen Spannungen an be-
rihrbaren Metallteilen auftreten kénnen. MalRgeblich sind die Angaben in den einzelnen Geréate-
bestimmungen.

Kondensatoren fiir Anwendungen, bei denen ihr Ausfall durch Kurzschluf3 nicht zu einem gefahr-
denden elektrischen Schlag fiilhren kann (X-Kondensatoren) werden in zwei Unterklassen X1 und
X2 eingeteilt, entsprechend den Spitzenspannungen denen sie zusatzlich zu der Netzspannung
ausgesetzt sind. Die Auswahlrichtlinien dazu beinhaltet die VDE-Bestimmung 0565 Teil 1.

Gefahrstoffe in Bauelementen

Gefahrstoffe (im Sinne der GefStoffV) werden in unseren Fertigungen nur dort und in dem Umfang
eingesetzt, wo sich nach dem Stand der Technik ihr Einsatz heute nicht vermeiden laf3t. Wo immer
moglich, ersetzten wir sie durch Stoffe mit unbedenklichen Eigenschaften. Wo dieses nicht még-
lich ist, Gberwachen in jeder unserer Fabriken die Umweltschutz- und Gefahrstoffbeauftragten die
strikte Einhaltung der einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Auflagen.

Im Rahmen dieser Bemiihungen, unsere Produkte soweit wie mdglich ohne Gefahrstoffe herzu-
stellen, kann fir alle in diesem Datenbuch vorgestellten Bauelemente zugesichert werden, dal3
folgende Stoffe und Verbindungen nicht enthalten sind:

— Asbest
— Cadmium

- Formaldehyd
- Brom- oder antimonhaltige Flammschutzmittel

— Polychlorierte Biphenyle (PCB)
— Polychlorierte Perphenyle (PCT)
- Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW). Sie werden auch bei der Herstellung nicht eingesetzt.

Lediglich einzelne Typen unserer Durchfihrungskondensatoren und -filter sind mit einem hochrei-
nen Mineral6l impragniert. Olfremde Stoffe sind nicht zugesetzt. Bei den betroffenen Bauelemen-
ten ist dieses Impréagniermittel in den technischen Daten angegeben.

Die Verpackung unserer Bauelemente ist in aller Regel fur EGB-Bereiche geeignet und frei von
Schadstoffen. Detaillierte Angaben erfragen Sie bitte Uber unsere Vertriebsstellen.

Entsorgung

Entsprechend den unter dem Stichwort Gefahrstoffe gemachten Angaben kdnnen alle hier vorge-
stellten Bauelemente problemlos entsorgt werden. Die geltenden behdrdlichen Vorschriften sind
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dabei zu beachten.

Angaben zur Qualitat

1 Allgemeines

Um den hohen technischen Anforderungen in einem offenen Weltmarkt gerecht zu werden, sind
bei S + M abgestimmte Qualitatssicherungssysteme eingerichtet. Diese berticksichtigen allgemei-
ne sowie erhdhte Anforderungen, die sich aus dem CECC/IECQ-Gutebestatigungssystem sowie
ISO 9000 ergeben.

Das System unerer Qualitatssicherung wird in dem Qualitatssicherungs-Handbuch des Geschaft-
gebietes dokumentiert und beschrieben.

Im Rahmen eines NULL-FEHLER-Programms werden die Prozel3- und Produktqualitat iber den
gesamten Herstellungbereich analysiert und Verbesserungsmaflinahmen erarbeitet.

2 Qualitatssicherungsablauf

Die in diesem Datenbuch beschriebenen Baulemente sind von der Qualitdtsabteilung nach den
Kriterien Einhaltung der Typenspezifikation, Zuverlassigkeit im Langzeitverhalten, ProzeR3fahig-
keit der Produktionseinrichtungen sowie Mel3- und Prftechnik Gberprift und zur Fertigung freige-
geben.

Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualitat werden folgende Prufungen durchgefihrt:

2.1 Wareneingangsprufung

Die zur Herstellung bendétigten Teile und Materialien werden nach einem festgelegten Ablauf in
der Eingangsprufung auf Maf3haltigkeit und Materialeigenschaften gepruft. Die Ergebnisse wer-
den Uber ein DV-System gespeichert und ausgewertet.

2.2 Produktsicherung

Fertigungsbegleitend werden alle wesentlichen Herstellungsprozesse kontinuierlich Gberwacht.
Im Fertigungsablauf sind sog. ,Qualitats-Tore” eingerichtet, d. h. am Ende einer jeweiligen Ferti-
gungsstufe erfolgt die Freigabepriifung. Die laufende Uberwachung und Auswertung der Priifer-
gebnisse werden fir die Beurteilung des Herstellungsverfahrens bzw. der Prozel3beherrschung
herangezogen.

2.3 Endkontrolle
Die Bauelemente werden einer spezifikationsgerechten elektrischen Endprifung unterzogen so-
wie auf Beschaffenheit gepruft.

2.4 Produktiberwachung

In unserem Qualitatspruffeld werden aus laufender Produktion periodische Stichprobenprifungen
hinsichtlich Klimafestigkeit, Betriebszuverlassigkeit sowie Lotbarkeit und Lotwarmebestandigkeit
nach VDE-, DIN-, CECC- und IEC-Vorschriften durchgefuhrt.
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Bild 9

Fertigungs- und Qualitatssicherungsablauf
Beispiel: Ringkern-Drosseln
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Bild 10

Fertigungs- und Qualitatssicherungsablauf

Beispiel: HF-Drosseln
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Bild 11

Fertigungs- und Qualitatssicherungsablauf
Beispiel: Chip-Induktivitaten SIMID 02/03
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Bild 12

Fertigungs- und Qualitatssicherungsablauf
Beispiel: 1-Phasen-Netzfilter SIFI
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3 Lieferqualitat
Hierunter ist die Ubereinstimmung mit vereinbarten Daten im Lieferzeitpunkt zu verstehen.

3.1 Stichproben

Fur die Eingangsprifung beim Bauelementebezieher liegen genormte Stichprobenplane vor, die
in Verbindung mit den jeweils festgelegten AQL-Werten die Annahme oder Riickweisung von Lief-
erlosen bestimmen. MalRgebend fur Umfang und maximal zulassige Fehleranzahl der Stichproben
ist DIN 40 080 (inhaltlich Ubereinstimmend mit MIL-Standard 105 D und IEC 410), Einfachstich-
probenplan fir normale Prufung, Prufniveau Il. Die Priifanweisungen dieser Norm sind so abge-
fal’t, dal? ein Lieferlos mit hoher Wahrscheinlichkeit (> 90 %) angenommen wird, wenn der pro-
zentuale Anteil der fehlerhaften Bauelemente nicht gro3er als der jeweils angegebene AQL-Wert
ist (AQL = annehmbare Qualitatsgrenzlage, acceptable quality level). In der Regel liegt der pro-
zentuale Fehleranteil unserer Lieferungen mit gentigender Sicherheit unter dem AQL-Wert.

3.2 Fehlerkriterien

Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementemerkmal nicht den Angaben des Datenblattes oder ei-
ner vereinbarten Liefervorschrift entspricht. Man unterscheidet Totalfehler (inoperatives), die im
allgemeinen eine funktionsgemale Verwendung des Bauelementes ausschlie3en, und Fehler
von geringerer Bedeutung.

Totalfehler sind

offener Kontakt, Kurzschluf? oder falsche AnschluRbelegung bei Mehrfachdrosseln

Bauelemente, Gehduse, Anschliisse oder Umhdillung zerbrochen

keine oder falsche Bestempelung fur Nenninduktivitat, Nennstrom, Nennspannung oder Sach-Nr.
Untermischung einer Lieferung mit falschen Typen.

Abweichungen von dieser Auflistung sind in den jeweiligen Einzeldatenblattern vermerkt oder wer-
den gesondert vereinbart.

Die Ubrigen Fehler werden eingeteilt in

— Fehler in den elektrischen Eigenschaften (Grenzwertiiberschreitungen bei elektrischen Kenndaten)

- Fehler in den mechanischen Eigenschaften, z.B. nicht eingehaltene Abmessungen, beschédigte Geh&use,
teilweise nicht lesbare Beschriftung, verbogene Anschliisse.

Fur die Beurteilung etwaiger Reklamationen sind folgende Angaben erforderlich: Prifschaltung,
Stichprobengrolie, gefundene Anzahl fehlerhafter Elemente, Belegmuster
bzw. Verpakkungsbeschriftung.

3.3 AQL-Werte fur Entstérbauelemente und -Filter

Fur die genannten Fehler gelten folgende AQL-Werte:

Bauelemente Filter

fur Totalfehler (elektrisch und mechanisch) 0,065 0,1
fur die Summe der elektrisch fehlerhaften Stiicke 0,25 0,25
fur die Summe der mechanisch fehlerhaften Stiicke 0,25 0,4

Die Summenwerte schliel3en die zugehdrigen Totalfehler ein.
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3.4 Stichprobenplan fir normale Prifung — Prifniveau Il
nach DIN 40 080 (inhaltlich Gbereinstimmend mit MIL Std 105D und IEC 410)

Stichproben- AQL AQL AQL AQL
plan
N = LosgroRe 0,065 0,10 0,25 0,4
2. 50 N N N N bzw. 32-0
51... 90 N N 50-0 32-0
91 ... 150 N N bzw. 125-0 50-0 32-0
151 ... 280 N bzw. 200-0 125-0 50-0 32-0
281 ... 500 200-0 125-0 50-0 32-0
501 ... 1200 200-0 125-0 50-0 125-1
1201 ... 3200 200-0 125-0 200-1 125-1
3201... 10000 200-0 125-0 200-1 200-2
10001... 35000 200-0 500-1 315-2 315-3
35001... 150000 800-1 500-1 500-3 500-5
150 001 ... 500 000 800-1 800-2 800-5 800-7
> 500000 1250-2 1250-3 1250-7 1250-10

Spalten 2 bis 5:  Linke Zahl = Stichprobengrol3e

rechte Zahl = zulassige Fehler

Fehlerkriterien: Siehe Punkt 3.2

4 Erganzende Hinweise

Mit der Angabe von Qualitatsdaten — die sich stets auf eine grof3ere Anzahl von Bauelementen
beziehen — ist keine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne verbunden. Die Vereinba-
rung solcher Daten schliel3t hingegen nicht aus, dal’ der Kunde fur einzelne fehlerhafte Konden-
satoren im Rahmen der Lieferbedingungen Ersatz beanspruchen kann. Eine weitergehende Haf-
tung, insbesondere fiir die Folgen von Bauelementefehlern, konnen wir jedoch nicht tilbernehmen.

Ferner bitten wir zu bericksichtigen, dal3 Angaben tber die Brauchbarkeitsdauer und die Ausfall-
rate sich jeweils auf die durchschnittliche Fertigungslage beziehen und daher als Mittelwerte (sta-
tistische Erwartungswerte) einer gro3eren Anzahl von Lieferchargen gleichartiger Bauelemente
zu verstehen sind. Sie basieren auf Einsatzerfahrungen sowie auf Daten, die aus vorangegange-
nen Prifungen unter normalen oder — zum Zwecke der Zeitraffung — verscharften Bedingungen

gewonnen wurden.
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Allgemeines

IEC-Klimakategorie

Entstorbauelemente und -Filter werden entsprechend den klimatischen Bedingungen, nach denen
sie gepruft werden, bestimmten Klimaklassen zugeordnet. Die Klimaklasse nach IEC-Publikation
68-1 (Appendix A) ist aus drei Zifferngruppen aufgebaut, die nach folgendem Beispiel zu
entschlisseln sind:

Beispiel
Klimakategorie 55/085/56

Prifung A: Kalte (untere Kategorietemperatur)
-55°C
(nach DIN IEC 68-2-1)

Prifung B: Trockene Warme (obere Kategorietemperatur)
+85°C
(nach DIN IEC 68-2-2)

Prifung C: Feuchte Warme (Dauer des Tests)

56 Tage
(nach DIN IEC 68-2-3)
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Allgemeines

DIN-Anwendungsklassen

Die zulassige Temperatur- und Feuchtebeanspruchung ist bauformabhéngig und wird nach DIN
40 040 wie folgt gekennzeichnet:

1. Kennbuchstabe

Untere Betriebstemperaturgrenze

- 55°C F
—40°C G
- 25°C H
- 10°C J
0°C K
Einzelbestimmung Z%)

2. Kennbuchstabe

Obere Betriebstemperaturgrenze

125°C
110°C
100 °C
90 °C
85°C
80°C
75°C
70°C
65 °C
60 °C
Einzelbestimmung

++ + 4+ + + + + ++
c1unxxmOoUuozZr X

N
N~

3. Kennbuchstabe

Feuchteklasse G F D C

rel. Feuchte im Jahresmittel <65 % <75% <80 % <95 %
30 Tage im Jahr, andauernd?) - 95 % 100 % 100 %
60 Tage im Jahr, andauernd?) 85 % - - -

an den (brigen Tagen, gelegentlich?) 75 % 85 % 90 % 100 %

1) Ist ein Temperaturwert nétig der nicht in den Tabellen steht, so ist der Kennbuchstabe Z anzugeben.
2) Diese Tage sollen in natrlicher Weise Uber das ganze Jahr verteilt sein.
3) Unter Einhaltung des Jahresmittels.
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Entstorkondensatoren

Begriffsbestimmungen und Erlauterungen

Nachstehende Begriffsbestimmungen und Erlauterungen sind zum grof3ten Teil der einschlagigen
VDE-Bestimmung VDE 0565-1/12.79 entnommen. Sie sind der entsprechenden IEC-Publikation
384 Teil 14 (1981) ,Fixed Capacitors for radio interference suppression” soweit wie maglich ange-
paflit.

Entstorkondensatoren

sind Kondensatoren zum Verringern der Stérungen des Funkempfangs, die durch elektrische Be-
triebsmittel erzeugt werden.

Entstdrkondensatoren der Klasse X, kurz X-Kondensatoren,

sind Kondensatoren unbegrenzter Kapazitat fir Anwendungen, bei denen ihr Ausfall durch Kurz-
schluf? nicht zu einem gefahrdenden elektrischen Schlag flihren kann. Kondensatoren der Klasse
X werden in zwei Unterklassen eingeteilt, entsprechend den Spitzenspannungen, denen sie zu-
satzlich zu der Netzspannung im Einsatz ausgesetzt sind.

Anmerkung:

Als Quelle fur solche zusatzlichen Belastungen sind anzusehen:

a) Spitzenspannungen, die der Netzspannung z.B. infolge von Schaltvorgangen uberlagert sind.
Es wird davon ausgegangen, daf3 die in normalen Haushaltsnetzen auftretenden Spitzenspan-
nungen < 1200 V betragen.

b) Spitzenspannungen, die beim Abschalten von induktiven Lasten im zu entstérenden Geréat ent-
stehen.

Die Hohe dieser Spitzenspannungen ist abhéngig von Art und Aufbau des zu entstdrenden Ge-
rats.

Die einzusetzende Unterklasse von X-Kondensatoren wird durch die vom Geratehersteller an
dem X-Kondensator des zu entstdrenden Gerats unter den unginstigsten Last- und Abschaltbe-
dingungen ermittelten Spitzenspannungen bestimmt.

Tabelle 1
Unterklasse Spitzenspannungs- Anwendung Spitzenspannung,
belastung im Einsatz Us bis zu der die Sicher-
in kV heitsanforderungen
erfiillt werden Us in kV
X1 >1,2 Einsatz mit hoher 4firC<0,33 uF
Spitzenspannung 4 -e033-0fr
C>0,33 uF
X2 <12 normaler Einsatz 14

Entstorkondensatoren der Klasse Y, kurz Y-Kondensatoren,

sind Kondensatoren fur eine Isolierspannung (nach VDE 0550 Teil 1) von Uet = 250 V mit erhdhter
elektrischer und mechanischer Sicherheit und begrenzter Kapazitat.

Anmerkung:

Die erhdhte elektrische und mechanische Sicherheit soll Kurzschliisse im Kondensator ausschlie-
3en; durch die Begrenzung der Kapazitat soll bei Wechselspannung der durch den Kondensator
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Entstorkondensatoren

flieRende Strom und bei Gleichspannung der Energie-Inhalt des Kondensators auf ein ungefahr-
liches Mal3 herabgesetzt werden.

Y-Kondensatoren Uberbricken in Erfullung ihrer technischen Aufgabe in elektrischen Geréaten,
Maschinen und Anlagen Betriebsisolierungen, deren Sicherheit in Verbindung mit einer zuséatzli-
chen SchutzmaRnahme zur Abwendung von Gefahren fur Menschen und Tiere dient.

Sie sind fur Verwendungsfalle bestimmt, bei denen es bei Versagen der Schutzmal3nahmen des
Betriebsmittels zu einer Gefahrdung durch elektrischen Schlag kommen kann.

Y-Kondensatoren verursachen einen erheblichen Anteil des Ableitstroms, der in einem Gerét auf-
tritt. Die Sicherheitsvorschriften der einzelnen Geratefamilien, z.B. VDE 0805 fur DV-Gerate, VDE
0750 fur medizintechnische Gerate oder VDE 0700 fur Haushaltsgeréte begrenzen aus Sicher-
heitsgrinden den Ableitstrom und damit indirekt die maximale Kapazitat der Y-Kondensatoren.

Y-Sicherheitskondensatoren nach IEC 65
sind Kondensatoren, die speziellen Sicherheitsanforderungen nach IEC 65, § 14.2 genligen.

Beispiele

Als Beispiel wird, wie Bild 1a dargestellt, die Funk-Entstérung des Motors eines elektrischen Be-
triebsmittels (Staubsauger, Handbohrmaschine oder dergleichen) der Schutzklasse | gezeigt. Der
Kondensator Cv, der zum Verringern der unsymmetrischen Stérspannung dient, liegt zwischen ei-
nem unter Spannung stehenden Leiter und dem berihrbaren Metallgehduse G des Betriebsmit-
tels; er muf? deshalb ein Y-Kondensator sein.

Bei einem Geréat der Schutzklasse Il wird, wie in Bild 1b dargestellt, an das Metallgehduse G kein
Schutzleiter angeschlossen. Die unter Spannung stehenden, nicht zum Betriebsstromkreis geh6-
renden Teile sind durch eine Schutzisolierung der Bertihrung entzogen.

In beiden Fallen wird durch einen Kurzschluf3 des Y-Kondensators eine Person, die das Gerat be-
rahrt, erst dann geféhrdet, wenn gleichzeitig entweder bei Schutzklasse | der Schutzleiter unter-
brochen oder bei der Schutzklasse Il die Gehause-Isolierung beschadigt ist.
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Entstorkondensatoren

a) Beispiel einer Entstérung mit X- und Y-
Kondensatoren bei einem Betriebsmittel
der Schutzklasse |
z.B. nach VDE 0730 Teil 1

AV

b) Beispiel einer Entstérung mit X- und Y-
Kondensatoren bei einem Betriebsmittel
der Schutzklasse Il
z.B. nach VDE 0730 Teil 1

SSB0001-N
Bild 1 Beispiele einer Entstérung mit X- und Y-Kondensatoren.

Begriffsbestimmungen und Erlauterungen

Zweipol-Kondensatoren
sind Kondensatoren mit 2 Anschlissen.

I
o— 1 —0

Bild 2 Beispiel flr Zweipol-Entstérkondensator

Vierpol-Kondensatoren (Durchfihrungskondensatoren)

haben fir mindestens einen Belag zwei elektromagnetisch weitgehend entkoppelte Zufiihrungen,
Uber die der Leitungsstrom flie3t. Au3en sind entweder 3 Anschliisse (Bilder 3a und 3b) oder 4
Anschlisse (Bild 3c) vorhanden.

a b c
O——_—‘O

LT X,

SSB0002-W

Bild 3 Beispiele fur Vierpol-Kondensatoren
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Entstorkondensatoren

Koaxiale Durchfuhrungs-Kondensatoren

sind Vierpol-Kondensatoren, die fir den Betriebsstrom einen zentralen Leiter besitzen (z.B.
Durchfihrungsbolzen), um den der Kondensator koaxial angeordnet ist (Bilder 3a und 4). Der eine
Belag ist in der Regel koaxial und HF-dicht mit dem Geh&ause oder einem leitenden Teil des Ge-
hauses des Kondensators verbunden. Das Gehause (oder sein leitender Teil) ist so beschaffen,
dald es mit einer Schirmwand HF-dicht verbunden werden kann.

1 Durchfiihrungsbolzen
2 6 7 (zur Fuhrung des Leitungsstromes)
2 Metallgehause des Kondensators

1 %3 3 Deckel aus Isolierstoff

4 mit Durchfihrungsbolzen verbundener
o 3 Belag

5 mit Kondensatorgehduse verbundener
- ] Belag

/ % 7 6 Schirmwand des Gerates
4
SSB0003-5

7 HF-dichte Verbindung zwischen
Kondensator und Schirmwand

Bild 4 Beispiel eines koaxialen Durchfiihrungs-Kondensators (Wickelkondensator) in eingebau-
tem Zustand

Ein HF-dichter Einbau wird im allgemeinen durch einen ununterbrochenen, geschlossenen Linien-
oder Flachenkontakt hergestellt.

Nichtkoaxiale Durchfihrungskondensatoren

sind Vierpol-Kondensatoren, die flr den Betriebsstrom einen oder mehrere Leiter haben; die Lei-
ter sind durch den Kondensator hindurchgeftihrt. Der Aufbau dieser Kondensatoren ist nicht koa-
xial (Bilder 3b, 3c und 5).

Netz Verbraucher
SSB0004-D

Bild 5 Beispiel eines nichtkoaxialen Durchfihrungs-Kondensators.
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Entstorkondensatoren

Breitband-Kondensatoren (nichtkoaxiale Ausfihrung)

besitzen Gber einen hohen Frequenzbereich eine hohe Dampfung im Gegensatz zu Zweipolkon-
densatoren, deren Dampfung im wesentlichen bei der Resonanzfrequenz ausgepragt ist. Um die
Breitbandeigenschaften von Entstérkondensatoren voll auszunutzen, ist eine méglichst kurze An-
schluBleitung zur Masse notwendig.

Prifzeichen

Grundsatzlich sind alle unsere Funk-Entstérkondensatoren nach den einschlagigen VDE-Bestim-
mungen ausgelegt. Bei den einzelnen Bauformen sind diese jeweils gultigen VDE-Bestimmungen
genannt. DarlUber hinaus gibt es Bauformen, die auf Kundenwunsch von VDE oder von analogen
auslandischen Institutionen dahingehend gepriift worden sind, ob sie die einschlagigen Vorschrif-
ten erfullen. Nach Bestehen einer solchen Prifung wird fir die betroffenen Bauformen das ent-
sprechende Pruf- bzw. Glitezeichen erteilt, z. B.

s O ©@ @ ©

.

VDE SEV DEMKO SETI NEMKO
Deutschland Schweiz Déanemark Finnland Norwegen
SEMKO OVE IMQ UL CSA
Schweden Osterreich Italien USA Kanada

Begriffsbestimmungen und Erlauterungen

Nennspannung Un

Die Nennspannung Un ist diejenige Spannung, fur welche ein Kondensator bemessen ist, nach
der er benannt ist, auf die sich andere Nenngrof3en beziehen und mit der er innerhalb seines
Nenntemperaturbereiches dauernd betrieben werden darf.

Anmerkung:

Die Nennspannung von Funk-Entstérkondensatoren wird tblicherweise gleich der Nennspannung
des Netzes, an dem sie betrieben werden sollen, oder grof3er als diese gewahlt. Es ist dabei zu
berticksichtigen, dal’3 die Spannung der Netze zeitweise bis 10 % Uber ihrem Nennwert liegen
kann.

Leitungsnennstrom
Beim Vierpol-Kondensator ist dies der hochste Strom, der im durchgefiihrten Leiter flieRen darf.

Die GrofR3e des Leitungsnennstromes wird im allgemeinen durch das zu entstorende Betriebsmittel
bestimmt. In Sonderfallen muf3 auch der durch die Stérspannung hervorgerufene Stérstrom be-
ricksichtigt werden.
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Entstorkondensatoren

Uberlagerte Wechselspannung bis 400 Hz

Bei Kondensatoren mit Nenngleichspannung kann einer angelegten Gleichspannung auch eine
Wechselspannung tberlagert sein. Die Summe aus Gleichspannung und Scheitelwert der tberla-
gerten Wechselspannung darf die Nenngleichspannung nicht Uberschreiten. Die Uberlagerte
Wechselspannung muf3 jedoch in jedem Fall kleiner sein als die Nennwechselspannung.

Nichtsinusférmige Wechselspannung (Dauerbetriebsspannung)

Fur nichtsinusférmige Wechselspannung im Dauerbetrieb mul3 die spezifische Belastung der
Kondensatoren fur jeden Anwendungsfall getrennt ermittelt werden. Bei Bedarf bitten wir um lhre
Anfrage, moglichst unter Beifligung eines Spannungsoszillogramms.

Spitzenspannung

Eine Spitzenspannung ist eine kurzzeitige, impulsférmige Spannung mit Scheitelwert Us, wie sie
insbesondere beim Schalten von Induktivitdten auftreten kann.

Solche Spitzenspannungen durfen nur Bruchteile von Sekunden auftreten, bis zu 5 mal pro Stun-
de.

(Die Begrenzung ,5mal pro Stunde” ist als allgemeiner Richtwert aufzufassen und nur deshalb ge-
wahlt, um eindeutig klarzustellen, daf3 es sich nur um gelegentlich auftretende Spitzenspannun-
gen handeln darf.)

Uberspannungen

Uber die nach VDE 0565-1 zugelassene Betriebsspannung (= Nennspannung Un) hinaus, sind fiir
Funk-Entstérkondensatoren Uberspannungen bis zu 1,1 - Ux erlaubt. Solche Uberspannungen
durfen im Rahmen gelegentlicher Schwankungen der Netzspannung bis zu 2 Stunden pro Tag
auftreten.

(Die Begrenzung ,2 Stunden pro Tag” ist als allgemeiner Richtwert aufzufassen und nur deshalb
gewahlt, um eindeutig klarzustellen, daR es sich nur um gelegentliche Uberspannungen handeln
darf).

Kapazitat

Die Kapazitat wird gemessen bei 1000 Hz und 20 °C. Bevorzugte Kapazitatstoleranz ist + 20 %.

Die in unseren Kondensatoren verwendeten Technologien stellen sicher, dal3 die Kapazitat prak-
tisch unabh&ngig von der angelegten Spannung ist. Uber den gesamten zugelassenen Tempera-
turbereich &ndert sich die Kapazitadt um maximal 10 %.

Die maximale Kapazitat von Y-Kondensatoren ist aus Sicherheitsgrinden durch Vorschriften be-
grenzt (vergleiche auch Seite 53).

Isolationswiderstand

eines Kondensators ist das Verhaltnis der angelegten Gleichspannung zu dem nach einer festge-
legten Zeit flieRenden Strom.

Der beim Anlegen einer konstanten Gleichspannung flieRende Strom ist temperatur-, spannungs-
und zeitabhangig. Er setzt sich zusammen aus dem Lade-, Nachlade- und Reststrom (Definition
nach VDE 0560, Teil 1, § 11).

Gute der Isolierung (in Sekunden) ist das Produkt aus Isolationswiderstand (in MQ) und Kapazitat
(in uF).
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Entstorkondensatoren

Betriebstemperaturbereich

ist der Bereich zwischen den Grenztemperaturen, in welchem der Kondensator betrieben werden
darf. Die Grenzen des Betriebstemperaturbereiches sind durch die Anwendungsklasse nach DIN

40040 bestimmt.

Mechanische Beanspruchungen

Die Angaben Uber die zulassige mechanische Schuittelbeanspruchung beziehen sich auf DIN
40 046, BI. 8, Juni 1970, Prufung Fc, Teilprifung B1, bzw. IEC 68-2-6 mit folgenden Bedingungen:

Beanspruchungsdauer

Frequenzbereich

Auslenkung

Diese Belastungen entsprechen maximal

Im einzelnen gelten fur:
Funk-Entstorkondensatoren

Koaxiale Durchfihrungskondensatoren bis 200 A
Koaxiale Durchfuhrungsfilter bis 40 A

Koaxiale Durchfiihrungskondensatoren > 200 A

Koaxiale Durchftihrungsfilter > 40 A

Siemens Matsushita Components

6 h 15h

10 ... 55 Hz 10 ... 55 Hz
0,75 mm 0,35 mm
10g 5¢g

max. 5 g

max. 10 g

max.5 g

Angaben hierfir sind den technischen
Daten der betreffenden Bauformen zu
entnehmen, bzw. werden auf Anfrage
mitgeteilt.
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Entstorkondensatoren B81551-A-B

X1-Kondensatoren Nennspannung bis 600 V—
hermetisch dichte Bauform bis 380 V~ 50 bis 400 Hz

Kondensatoren mit impragniertem Papier als Dielektrikum und Metallfolien als Elektroden.

Die Kondensatoren sind eingebaut in runde Metall- bzw. Keramikgehause und dichtgelotet. Axiale
Anschluf3bolzen M6 an beiden Stirnseiten.

Keramikgehause Metallgehduse

17+0,2

2max
I

SSB0248-H

SSB0286-U

Bauform B81551-A-B7 Bauform B81551-A-B14
Montagebohrung 0O 7
Muttern und Federringe werden mitgeliefert.

Anwendung

Zur allgemeinen Entstorung elektrischer Betriebsmittel (z.B. fir Maschinen, Anlagen und auf
Schiffen). Die Kondensatoren sind fiir eine besonders hohe Betriebszuverlassigkeit und hohe
Prufspannung dimensioniert. Um eine breitbandige Entstérung zu erreichen, ist die zu beschalten-
de Leitung méglichst kurz (induktivitatsarm) mit dem Anschluld der Kondensatoren zu verbinden.
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B81551-A-B

X1-Kondensatoren

Technische Daten

Kapazitatstoleranz

Isolation

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

+20%

>12000 MQ
40/100/56
GMC (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse C)

Vorschriften Die Kondensatoren entsprechen als X1-Kondensatoren den
Bestimmungen nach VDE 0565-1
Bauformen
Nenn- Nennspannung | Prifspannung?) Abmessung | Gewicht | VE | Bestell-Nr.
kapazitat Stlck- | Typ-
-/~ V~ prufung| prufung | dx/
uF 50/60 Hz| 400 Hz| V-, 2 s | V=, 1 min | mm =g
0,035 (X1) | 600/380 | 220 3600 | 2250 20,0 x 49 45 100 | B81551-A-B7
0,15 (X1) [ 440/260 | 125 2700 | 2250 31,5x46,0 | 80 56 |B81551-A-B14

1) Belag/Belag, Stiickpriifung bei 20 °C, Typprifung bei Tmax.
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Entstorkondensatoren B81121-C

X2-Kondensatoren Nennspannung 250 V~, 50 bis 400 Hz

Selbstheilender Kondensator-Flachwickel mit Polypropylen als Dielektrikum (MKP). Eingebaut in
rechteckiges Kunststoffgehause, mit Gief3harz vergossen (Kunststoffgehdause und Giel3harz sind
flammhemmend nach UL 94 V-0). Zur besseren Lotbarkeit im Lotbad, ist das Gehause mit Ab-
standsfuf3chen versehen.

Kondensatoren im Rastermalf3 15 und 22,5 mm sind auch gegurtet lieferbar. Gurtung und Verpak-
kung siehe Seite 301.

Ausfihrung B B C
| —— o - e [} o]
"o N t ) )
<

e

AN

|

260t

$580009-J
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 630 V-
Prufspannung 1200 V-, 2 s (Belag/Belag)
zulassige Spannungsspitzen (max.) 1200 V
Flankensteilheit (max.) 100 V/us
Kapazitatstoleranz +10 %
Isolation >10 000 s fur C > 0,33 uF
> 30 000 MQ fur C < 0,33 pF
IEC-Klimakategorie 40/085/21
DIN-Anwendungsklasse GPF (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
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B81121-C

X2-Kondensatoren

Priif-
zeichen | Land Spezifikation Ausweis, Zulassungsurkunde
D VDE 0565 Teil 1/12.79 Klasse X2 22719
) S SEN 432901 8329032, 8342045
™ |DK Afsnit 21.1 78195 EC
@ |SF IEC 384-14 1981 085071-01
N N NEMKO 132/85 E 32323
A OVE-F 22/1974 0277-009-01
® | CEI 40-7/VI-1980 0802 SIE 5
b\

USA UL 1283 E 70122 (Guide FOKY?2)
Bauformen
Nennkapazitat | Abmessung Rastermall | Gewicht | VE?2) Bestell-Nr.1)

bx hx]| e

uF mm mm =g
0,022 (X2) 5x10,5x18 15 15 1000 |B81121-C-*121 84
0,033 (X2) 5x10,5x18 15 2 1000 B81121-C-*122 8
0,047 (X2) 7x12,5%x18 15 2,3 1000 |B81121-C-*123 8
0,068 (X2) 8,5x145x%x18 15 3,2 500 B81121-C-*124 B
0,15 (X2) 8,5x16,5%26,5 22,5 5,2 510 %
0,22 (X2) 10,5x 16,5 x 26,5 22,5 6,5 540 ggﬁ;ig*i? g
0,33 (X2) 10,5 x 20,5 x 26,5 22,5 7 540 B81121-C-*128 §
0,47 (X2) 11x21x31,5 27,5 10 320 ) '*
0,68 (X2) |13,5x23x31,5 27,5 12 260 |B81121-C129H
1 (X2) |18x27,5x315 27,5 19 200 |B81121-C-*130H

Lieferbar ist auch ein Laborsortiment mit 35 Kondensatoren, bestehend aus X2-Kondensa-
toren 250 und 300 V~ (1 Stick je Wert) und Y-Kondensatoren, 250 V~ (2 Stlck je Wert).

Bestell-Nr.: B81121-X-Y H

1) In der Bestellnummer ist bei * der Buchstabe fiir die gewtinschte Ausfiihrung einzusetzen (siehe Maf3bilder).
B £ kurze AnschluRdrahte; B
C £ lange AnschluRdrahte.
G £ gegurtet, MaR H = 16,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
H £ gegurtet, MaR H = 18,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
2) VE gilt nur fir B-Ausfiihrung mit kurzen Drahten
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Entstorkondensatoren B81121-C

X2-Kondensatoren Nennspannung 300 V~, 50/60 Hz

Selbstheilender Kondensator-Flachwickel mit Polyester als Dielektrikum (MKT). Eingebaut in
rechteckiges Kunststoffgehause, mit Gie3harz vergossen (Kunststoffgehause und Giel3harz sind
flammhemmend nach UL 94 V-0). Zur besseren Lotbarkeit im Lotbad, ist das Gehause mit Ab-
standsfuf3chen versehen.

Kondensatoren im Rastermalf3 15 und 22,5 mm sind auch gegurtet lieferbar. Gurtung und Verpak-
kung siehe Seite 301.

Ausfuhrung B 8 C
{ ——= et [} ] et ) ]
o N T ) )

6

AN

|

260t

$580009-J
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 800 V-
Prufspannung 1300 V-, 2 s (Belag/Belag)
zulassige Spannungsspitzen (max.) 1200 V
Flankensteilheit (max.) 100 V/us
Kapazitatstoleranz +20 %
Isolation >10 000 s fur C > 0,33 uF
> 30 000 MQ fiir C < 0,33 pF
IEC-Klimakategorie 40/085/21
DIN-Anwendungsklasse GPF (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
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B81121-C

X2-Kondensatoren

Praf-
zeichen | Land Spezifikation Ausweis, Zulassungsurkunde
D VDE 0565 Teil 1/12.79 Klasse X2 22737
) S SEN 432901 8329032, 8342045
® CH SEV 1055, 1978 89,5 50657,03
D DK Afsnit 21.1 78194 EC
FD SF IEC 384-14 1981 085072-01
® |N NEMKO 132/85 E 32322
A OVE-F 22/1974 0227-008-01
® |1 CEI 40-7/VI-1980 0802 SIE 5
T\ | USA UL 1283 E 70122 (Guide FOKY?2)
T | UsA UL 1414 (125 Vac) E 97863 (Guide FOWX2)
Bauformen
Nennkapazitat | Abmessung Rastermall | Gewicht | VE3) Bestell-Nr.1)
bx hx]| e
uF mm mm =g
0,022 (X2) 5x10,5x18 15 1,5 1000 B81121-C-*104 83
0,033 (X2) 7x125x%x18 15 2 1000 B81121-C-*105 B
0,047 (X2) 8,5x14,5x 18 15 2,2 500 B81121-C-*106 B
0,068 (XZ) 8,5 X 14,5 x 18 15 2,2 500 B81121-C-*107 E
0,1 (X2) 9x17,5x%x18 15 5 500 B81121-C-D1082) &
0,15 (X2 8,5 x16,5x 26,5 22,5 5,2 510 *
0,22 gng 10,5 x18,56x26,5 |22,5 75 540 ggﬂgizg;ﬁg S
0,33 (X2) 11 x21x 31,5 27,5 10 320 BS1121-C-*111 5
0,47 (X2) 12,5x21,5%x31,5 27,5 14 280
0,68 (X2) |15x24,5x315 27,5 16 240 |B81121-C-112H
1 (X2 18 x 27,5 x 31,5 27,5 20 200 |B81121-C-*113H

Lieferbar ist auch ein Laborsortiment mit 35 Kondensatoren,

bestehend aus X2-Kondensa-

toren 250 und 300 V~ (1 Stiick je Wert) und Y-Kondensatoren, 250 V~ (2 Stiick je Wert).
Bestell-Nr.: B81121-X-Y 8B

1) In der Bestellnummer ist bei * der Buchstabe fiir die gewtinschte Ausfiihrung einzusetzen (siehe MaRbilder).
B< kurze Anschlu3drahte; B
C<£ lange AnschluRdréhte.
G<£ gegurtet, MalR H = 16,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
H< gegurtet, MaR H = 18,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)

2) D<£ kurze AnschluRdrahte wie B-Ausfiihrung
E< lange Anschluf3drahte wie C-Ausfuihrung

F£ gegurtet, MaR H = 16,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
J< gegurtet, MaR H = 18,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
3) VE gilt nur fir B-Ausfuhrung mit kurzen AnschluRdrahten
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Entstorkondensatoren B81131

X2-Kondensatoren Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz

Selbstheilender Kondensator-Flachwickel mit Polyester als Dielektrikum (MKT). Eingebaut in
rechteckiges Kunststoffgehause, mit Giel3harz vergossen (Kunststoffgehdause und Gief3harz sind
flammhemmend nach UL 94 V-0). Zur besseren Loétbarkeit im Lotbad, ist das Geh&use mit Ab-
standsfuf3chen versehen.

Kondensatoren im Rastermalf3 15 und 22,5 mm sind auch gegurtet lieferbar. Gurtung und Verpak-
kung siehe Seite 301.

Ausfuhrung B C
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$580009-J
Technische Daten
zulassige Wechselspannung 250 V~+ 10 %
zulassige Gleichspannung 800 V-
Prufspannung (Belag/Belag) 2121 V- (1 min.) entspricht IEC 950
zuldssige Spannungsspitzen 2,5kV
Flankensteilheit 100 V/us
Kapazitatstoleranz +20 %
Isolation >10 000 s fir C > 0,33 uF
>30 000 MQ fur C < 0,33 pF
IEC-Klimakategorie 40/100/21
DIN-Anwendungsklasse GMF (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse F)
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B81131

X2-Kondensatoren

Pruf-
zeichen | Land Spezifikation Ausweis, Zulassungsurkunde
D VDE 0565 Teil 1/12.79 Klasse X2 404.5-4670-1049Y
) S SEN 432901 2)
® CH SEV 1055, 1978 2)
D DK Afsnit 21.1 2)
@) SF IEC 384-14, 1981 107428-01D
™ |N NEMKO 132/85 2)
A OVE-F 22/1974 2)
® | CEIl 40-7/V1-1980 2)
-\ USA UL 1283 2)
-\ USA UL 1414 (125 Vac) E 978631
@ CAN CSA C22.2 No.0; 8 LR 59709-31)
@ |CAN CSA C22.2 No. 0; 1 (125 Vac) 2)
Bauformen
Nennkapazitat | Abmessung Rastermall | Gewicht | VE3) Bestell-Nr.4)
bxhx]| e
uF mm mm =g
0,01 (X2) 5%x10,5x18 15 1,5 1000 B81131-C1103-*
0,022 (X2) 6x11x18 15 2 1000 B81131-C1223-*
0,033 (X2) 7%x12,5x18 15 2 1000 B81131-C1333-*
0,047 (X2) 85x145x%x18 15 2,2 500 B81131-C1473-*
0,068 (X2) 9x17,5x18 15 5 500 B81131-C1683-*
0,1 (X2) 9x175x18 15 5 500 B81131-D1104-*
0,1 (X2) 7 x 16 x 26,5 22,5 4.4 630 B81131-C1104-*
0,15 (X2) 8,5x16,5x%x26,5 22,5 5,2 510 B81131-C1154-*
0,22 (X2) 10,5 x16,5x26,5 22,5 7,5 540 B81131-C1224-*
0,33 (X2) 11 x 20,5 x 26,5 22,5 8,5 510 B81131-D1334-*
0,33 (X2) 11 x21x31,5 27,5 10 320 B81131-C1334-*
0,47 (X2) 13,5 x23x31,5 27,5 12 260 B81131-C1474-*
0,68 (X2) 15x24,5x31,5 27,5 16 240 B81131-C1684-*
1 (X2) 19 x 30 x 31,5 27,5 22 160 B81131-C1105-*5)
15 (X2 20 x 31 x 36,5 32,5 28 125 B81131-C1155-*¢)
1) auBer1,5uF
2) eingereicht (auBer 1,5 pF)
2) VE gilt nur fir B-Ausfihrung mit kurzen Dréhten

B < kurze AnschluRdrahte
C £ lange Anschluf3dréhte

G £ gegurtet;

G 169 & Mafl3 H = 16,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
G 189 & Maf3 H = 18,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)

5) Fertigungsbeginn 10/91

Siemens Matsushita Components

) In der Bestellnummer ist bei * der Buchstabe fur die gewlinschte Ausfihrung einzusetzen (siehe Mal3bilder).
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Entstorkondensatoren

B81121-C

X2-Kondensatoren

Nennspannung 400 V~, 50 bis 1000 Hz

Selbstheilende Kondensatoren mit Polypropylen als Dielektrikum (MKP). Eingebaut in rechtecki-
ges Kunststoffgehause, mit Giel3harz vergossen (Kunststoffgehause und GielRharz sind flamm-
hemmend nach UL 94 V-0). Zur besseren Létbarkeit im Lotbad, ist das Gehause mit Abstandsfif3-

chen versehen.

Kondensatoren im Rastermalf3 15 und 22,5 mm sind auch gegurtet lieferbar. Gurtung und Verpak-
kung siehe Seite 301.
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max.

Technische Daten

ji
*:

i BTN

$0,8

verzinnt
SSB0010-M

zulassige Gleichspannung

Prifspannung
zuldssig auch

zulassige Spannungsspitzen (max.)

Flankensteilheit (max.)

Kapazitatstoleranz
Isolation
IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

1000 V-

1800 V-, 2 s (Belag/Belag)
750 V~, 50 Hz, 1 min

1600 V

200 V/us

+10%

> 30 000 MQ

40/085/21

GPF (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Pruf-
zeichen | Land Spezifikation Ausweis, Zulassungsurkunde
D VDE 0565 Teil 1/12.79 Klasse X2 49951
©® CH SEV 1055, 1978 89,5 50657,01
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B81121-C

X2-Kondensatoren

Bauformen

Nennkapazitat | Abmessung Rastermall | Gewicht | VE?) Bestell-Nr.?)
bxhxl e

uF mm mm =g

0,01 (X2) 6x11x18 15 2 1000 |B81121-C-*92H

0,022 (X2) 8,5x14,5x18 15 2,2 500 B81121-C-*93 H

0,033 (X2) 7 x 16 x 26,5 22,5 4,4 630 B81121-C-*94 B

0,047 (X2) 8,5x16,5x 26,5 22,5 52 510 B81121-C-*95 §

0,1 (X2) 10,5 x 20,5 x 26,5 22,5 8,5 540 o

0,15 (X2) 11 x21x31,5 27,5 10 320 :gﬁ;ig*g; g

0,22 (X2) 14 x24,5 x31,5 27,5 15,4 260 B81121-C-*99 §

0,33 (X2) 18 x27,5 x31,5 27,5 20,8 200 d

1) In der Bestellnummer ist bei * der Buchstabe fiir die gewlinschte Ausfiihrung einzusetzen.
B £ kurze AnschluRdrahte; B

G £ gegurtet, MaR H = 16,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
H £ gegurtet, MalB H = 18,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)

2) VE gilt nur fir B-Ausfihrung mit kurzen Dréhten

Siemens Matsushita Components

69



Entstorkondensatoren

B81551-A-C

X2-Kondensatoren
hermetisch dichte Bauform

Nennspannung 300 V-
250 V~, 50 bis 400 Hz

Kondensatoren mit impragniertem Papier als Dielektrikum und Metallfolien als Elektroden, einge-
baut im keramischen Schutzrohr, beidseitig mit Metallkappen dichtgel6tet und mit Isolierkappen

Uberzogen.

[+‘l,5 d+‘l,5
|1
| =
| |

—— ] [ —— [
b a
SSB0011-V

Technische Daten

Prufspannung

Kapazitatstoleranz

Isolation

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

1650 V-, 2 s (Belag/Belag)

+20 %

>12 000 MQ

40/100/56

GMC (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse C)

Vorschriften Die Kondensatoren entsprechen als X2-Kondensatoren
den Bestimmungen nach VDE 0565-1.

Bauformen
Nenn- Nennspannung Abmessung Gewicht | VE | Bestell-Nr.
kapazitat dxl |a |b

V-/V~ 50/60 Hz | V~ 400 Hz| mm =g
0,05 pF (X2) | 300/250 115 15x25 (25 |04 |14 250| B81151-A-C7
0,1 uF (X2) |300/250 115 19x30 (25 |04 |19 50 | B81151-A-C8
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Entstorkondensatoren B81551-A-B

X2-Kondensatoren Nennspannung bis 800 V-
hermetisch dichte Bauform bis 440 V~

Selbstheilende Kondensatoren mit impréagniertem Papier als Dielektrikum und aufgedampfter Me-
tallisierung als Elektroden.

Die Kondensatoren sind eingebaut in runde Metall- bzw. Keramikgeh&use und dichtgelotet. Axiale
Anschluf3bolzen M6 an beiden Stirnseiten.

Keramikgehause Metallgehause

17+0,2

52

2 max
10*02lee——— 33
2max
lt———

L

t

SSB0379-1

SSB0344-Q

Bauform B81551-A-B9 Bauform B 81551-A-B16
Montagebohrung 0O 7

Muttern und Federringe werden mitgeliefert.

Anwendung

Zur allgemeinen Entstorung elektrischer Betriebsmittel (z.B. fir Maschinen, Anlagen und auf
Schiffen). Der 0,6 uF-Kondensator ist fur eine besonders hohe Betriebszuverlassigkeit und hohe
Prufspannung dimensioniert. Die 1 uF-Ausfihrung ist fur Niederspannungsanlagen vorgesehen.
Um eine breitbandige Entstérung zu erreichen, ist die zu beschaltende Leitung méglichst kurz (in-
duktivitatsarm) mit dem Anschluf® der Kondensatoren zu verbinden.
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B81551-A-B

X2-Kondensatoren

Technische Daten

Kapazitatstoleranz

Isolation

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

+20 %

> 3000 s

40/085/56

GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C)

Vorschriften Die Kondensatoren entsprechen als X2-Kondensatoren
den Bestimmungen nach VDE 0565-1.
Bauformen
Nenn- Nennspannung | Prifspannung?) Abmessung| Gewicht| VE | Bestell-Nr.
kapazitat Stiuck- | Typ-
V-/V~ V-~ prufung| prufung | dx/
uF 50/60 Hz | 400 Hz| V-, 2 s | V-, 1 min| mm =g
0,6 (MP) | 800/440 | 220 2500 2250 37 x 52 120 36 |B81551-A-B16 H
1 (MP) |125/50 |- 350 190 20 x 33 30 100| B81551-A-B9

1) Belag/Belag, Stiickpriifung bei 20 °C, Typprifung bei Tmax.
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Entstorkondensatoren B81121-C

Y-Sicherheitskondensatoren Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz

Selbstheilende Kondensatoren mit Polypropylen als Dielektrikum (MKP). Eingebaut in rechtecki-
ges Kunststoffgehause, mit Giel3harz vergossen (Kunststoffgehause und GielRharz sind flamm-
hemmend nach UL 94 V-0). Zur besseren Lotbarkeit im Lotbad ist das Geh&use mit Abstandsfil3-
chen versehen.

Kondensatoren im Rastermalf3 15 und 22,5 mm sind auch gegurtet lieferbar. Gurtung und Verpak-
kung siehe Seite 301.

Ausfihrung B H C
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$580009-J

Technische Daten

Prufspannung 1500 V~, 2 s (Belag/Belag)
Flankensteilheit (max.) 200 Vl/us

Kapazitatstoleranz +10 %

Isolation > 30 000 MQ

IEC-Klimakategorie 40/085/21

DIN-Anwendungsklasse GPF (- 40 bis + 85 °C, Feuchtklasse F)
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B81121-C

Prof-

zeichen | Land

Spezifikation

Ausweis, Zulassungsurkunde

effszfeoce=0 | [p

VDE 0565 Teil 1/12.79 Klasse Y
IEC 65/VDE 0860/8.81 Abschn. 14.2
SEN 432901

SEV 1055, 1978

Afsnit 21.1

IEC 384-14 1981

NEMKO 132/85

OVE-F 22/1974

CEIl 40-7/V1-1980

UL 1283

27940

27940

8329032, 8342045

89,5 50657,02

78193 EC

085073-01

E 32321

0277-007-01

0802 SIE 5

E 70122 (Guide FOKY2)

USA UL 1414 (125 Vac) E 97863 (Guide FOWX2)
CAN CSAC22.2No.0;8 LR 59709-1
Y-Sicherheitskondensatoren
Bauformen
Nennkapazitat | Abmessung Rastermal3 | Gewicht | VE?) Bestell-Nr.?)
bx hx]| e
mm mm =g
2500 pF (Y) 6x11x18 15 2 1000 |B81121-C-*141 8
3300 pF (Y) 7x125x18 15 2 1000 |pB81121-C-*142 8
4700 pF (Y) 8,5x14,5x%x18 15 2,2 500 B81121-C-*143 8
6800 pF (Y) 6 x 15 x 26,5 22,5 4,4 720 B81121-C-*144
0,015 uF (Y) |[8,5x16,5%x26,5 22,5 52 510 ok
0,022 yF (Y) |10,5x18,5x%x26,5 22,5 7,5 540 ggﬁig*ﬂg S
0,027 uF (Y) |10,5x20,5x 26,5 22,5 8,5 540 B81121-C-*148 §
0,033 puF (Y) |11x21x315 27,5 10 320 I

Lieferbar ist auch ein Laborsortiment mit 35 Kondensatoren, bestehend aus X2-Kondensatoren
250 und 300 V~ (1 Stiick je Wert) und Y-Kondensatoren, 250 V~ (2 Stlick je Wert).

Bestell-Nr.: B81121-X-Y B

1) In der Bestellnummer ist bei * der Buchstabe fiir die gewtinschte Ausfiihrung einzusetzen (siehe Maf3bilder).
B £ kurze AnschluRdréhte;
C £ lange Anschlu3drahte.
G £ gegurtet, MaR H = 16,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
H £ gegurtet, MaR H = 18,5 (nur im RM 15 und 22,5, siehe Seite 301)
2) VE gilt nur fur B-Ausfiihrung mit kurzen Dréhten
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Entstorkondensatoren B81151-A-C

B81551-A-C
Y-Kondensatoren Nennspannung 440 V-
hermetisch dichte Bauform 250 V~50/60 Hz

Kondensatoren mit impragniertem Papier als Dielektrikum und Metallfolien als Elektroden, einge-
baut im keramischen Schutzrohr, beidseitig mit Metallkappen dichtgel6tet und mit Isolierkappen
Uberzogen.

Die Bauform B81551 ist dampfungsarm aufgebaut und besonders fir Ableitung hochfrequenter
Stérungen gegen Masse geeignet.

[#\5 (15 5,5 04 445

- d+1,5

i f ’ M3 | ?

| = I =

| | l

— ] [—g— i  eg— — | e — —| |
b a b a

SSB0011-V SSB0019-R
Bauform B81151 mit Anschlu3fahnen Bauform B81551 mit Gewindebolzen auf der
und Isolierkappen auf beiden Seiten Seite des Aul3enbelags, auf der Gegenseite

Anschlu3fahne und Isolierkappe

Technische Daten

Prufspannung 3000 V-, 2 s (Belag/Belag)

Kapazitatstoleranz +20 %

Isolation >12 000 MQ

IEC-Klimakategorie 40/100/56

DIN-Anwendungsklasse GMC (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse C)

Vorschriften Die Kondensatoren entsprechen als Y-Kondensatoren den

Bestimmungen nach VDE 0565-1
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B81151-A-C

76

B81551-A-C

Y-Kondensatoren
Bauformen
Nenn- Nennspannung Abmessung Gewicht | VE | Bestell-Nr.
kapazitat dx| la |b

V—/V~50/60 Hz | V~ 400 Hz| mm =g
Bauform B81151
1000 pF (Y)| 440/250 115 85x18 |2 0,3/ 4 100| B81151-A-C3
2500 pF (Y) 85x22 |2 0,3|5 100| B81151-A-C1?)
5000 pF (Y) 10,5x25(2,5 10,3/ 9 50 | B81151-A-C2
0,01 uF (Y) 13x25 |25 (04|12 200| B81151-A-C4
0,025 pF (Y) 19x25 |25 (04|17 50 | B81151-A-C5
0,035 pF (Y) 19x30 |25 (04|19 50 |B81151-A-C6
Bauform B81551
500 pF (Y)| 440/250 115 85x18 |2 0,3/ 4 10 | B81551-A-C1
2500 pF (Y) 10,5x22(25 10,3\ 8 10 | B81551-A-C2
0,01 pFY) (Y) 15x22 |25 (04|10 10 | B81551-A-C3
0,025 pF (Y) 19x30 |25 (04|21 10 | B81551-A-C4
1) Bei Herabsetzung der oberen Grenztemperatur auf + 95 °C ist eine Spannung von 125 V, 400 Hz, DB zulassig.
2) mit VDE-Zeichen nach 0565-1.
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Durchfihrungskondensatoren

Vierpolkondensatoren

In eine Abschirmwand eingesetzte Durchfiihrungskondensatoren

Fur eine breitbandige Entstérung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, die von tiefen
Frequenzen bis Uber den KW- und UKW-Bereich hinaus wirksam sein soll, werden in Verbindung
mit Abschirmungen Kondensatoren verwendet. Um deren HF-Eigenschaften voll auszunutzen,
mussen sie in eine Abschirmwand eingesetzt werden. Dabei ist es notwendig, das Kondensator-
gehéuse liickenlos (HF-dicht) mit der Abschirmwand zu kontaktieren.

Die Befestigungselemente sind so ausgebildet, dal’ die erforderliche liickenlose und konzen-
trische Verbindung des Kondensators mit der Abschirmung gewéabhrleistet ist. Bei den Konden-
satoren mit Gewindeansatz ergibt sie sich durch den Kontaktkonus am Gewindeansatz, wobei
darauf zu achten ist, dal3 die Befestigungsbohrung scharfkantig ausgefuhrt ist. In gleicher Weise
wird bei den Durchfiihrungskondensatoren mit AuRengewinde M6 x 0,5 Uber den Kontaktkonus
der Mutter die llickenlose Verbindung mit der Abschirmung erreicht, wahrend bei der Bauform mit
AulRengewinde M12 x 0,75 die Befestigungsmutter mit einer scharfen Kante ausgefuhrt ist.

Die Bauformen fiur 100 bis 1600 A—/1200 A~ Nennstrom sind in eine Gewindebuchse ein-
zuschrauben, so dal3 die Kontaktierung tber die Gewindeflanken erfolgt.

Bei diesen Durchfiihrungskondensatoren ist der den Betriebsstrom filhrende Leiter, der grol3-
flachig mit dem einen Belag verbunden ist, zentral durch den Kondensator hindurchgefuihrt. Der
andere Belag ist mit dem Kondensatorgehause konzentrisch kontaktiert.
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Durchfihrungskondensatoren

Vierpolkondensatoren

Durchfuhrungskondensatoren sind beztglich ihrer elektrischen Ersatzschaltung als Vierpole zu
betrachten. Sie sind so bemessen, dal3 sich ihre Wirksamkeit von niedrigen Frequenzen bis weit
Uber 300 MHz erstreckt. Der stirnseitig kontaktierte, dampfungsarme und kontaktsicher ausge-
fuhrte Wickel ist in ein Metallgehause eingebaut, das entweder mit einem Gewindeansatz oder
einem AulRengewinde versehen ist.

Um die Entstorwirkung auch bei hohen Frequenzen zu garantieren, werden alle koaxialen Durch-
fuhrungskondensatoren einer Dampfungs-Stickprufung unterzogen.
Montagevorschrift fir Durchfihrungskondensatoren bis 25 A

Beim Befestigen des Kondensators in der metallischen Schirmwand ist folgendes zu be-
achten:

Schlussel
\ Grundplatte

SSB0025-1

1. Kondensator senkrecht zur Grundplatte in die Bohrung einsetzen. Befestigungen des Konden-
sators durch Anziehen der Mutter mit einem Schlitzschraubenzieher. Bei Anwendung eines
Sechskant- oder Gabelschlissels als Hilfswerkzeug ist darauf zu achten, dal’ der Schlussel direkt
an der Montageplatte angesetzt wird, so daf3 nur an dieser Stelle ein Drehmoment auf das Ge-
hause Ubertragen werden kann.

2. Beim Abbiegen des Durchfuhrungsdrahtes ist darauf zu achten, daf? die Biegestelle mindestens
6 mm vom oberen Rand des Durchfiihrungsrohrchens entfernt ist und der Draht beim Abbiegen
durch eine geeignete Vorrichtung zwischen Glasperle und Biegewerkzeug abgefangen wird.

3. Létungen am Durchfiihrungsdraht dirfen nur in einer Mindestentfernung von 5 mm vom oberen
Rand des Durchfihrungsréhrchens vorgenommen werden.
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Durchfihrungskondensatoren B85121-A-B

Y-Kondensatoren Nennspannung bis 440 V-
far zentrale Schraubbefestigung bis 250 V~

Nennstrom 16 und 25 A

Koaxiale Durchfihrungskondensatoren nach VDE 0565-1.
Luft- und Kriechstrecken = 4 mm.

Diese Kondensatoren entsprechen aul3erdem den erhéhten Anforderungen, die an die Prufspan-
nung gestellt werden, bei einer Anwendung in elektrischen Maschinen nach VDE 0530 und in
Schaltgeraten nach VDE 0660.

[——/M_15

1)

4—[31)——<—[1 —_—

10,025 (5" 405 —m]
SSB0026-9
Bauform oh h b k m 07 Gewinde Montage-
bohrung
B85121-A-B1 16 24 42,5 16,5 16 1 M 10 x 0,75 10,5 +03
B85121-A-B2
B85121-A-B3
B85121-A-B4 20 26,5 46 18 17 2 M 12 x 0,75 12,5+05
B85121-A-B5 38,5 58
B85121-A-B6
1) max.
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B85121-A-B

Technische Daten

Betriebsspannung

Prifspannung

Betriebsstrom
Kapazitatstoleranz
Isolation
Eigenerwarmung
IEC-Klimakategorie

Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Un

Us= bezogen auf die obere Grenztemperatur

Werden die Kondensatoren nicht als Y-Kondensatoren ange-
wendet, sondern z.B. zur Beschaltung von Anodenspannung
fuhrenden Leitungen, dann betragt die

max. zulassige Betriebsspannung 350 Ver, 60 Hz/750 V-

Stuckprufung 3750 V—, 2 s bei 20 °C

Typenpriifung 1500 V~, 50 Hz, 1 min. bei 100 °C
(zerstorungstrei)

bzw. 2500 V~, 50 Hz, 1 min. bei 20 °C
(nicht zerstérungsfrei)

max. zulassiger Betriebsstrom = Nennstrom
+20 %

>12 000 MQ

max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom
40/100/56

DIN-Anwendungsklasse

GMC (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse C)

Bauformen
Nennstrom Nennspannung Nennkapazitat Gewicht | Bestell-Nr.
A V-V~ 50/60 Hz V~ 400 Hz =g VE 20
16 440/250 115 1250 pF (Y) 23 B85121-A-B1
2500 pF (Y) B85121-A-B2
5000 pF (Y) B85121-A-B3
25 0,01 uF (Y) 36 B85121-A-B4
0,035 uF (Y) 51 B85121-A-B5 8
0,05 pF (Y) B85121-A-B6
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Durchfihrungskondensatoren

B85121-A-B
B85121-D-B
X-Kondensatoren

far zentrale Schraubbefestigung

Nennspannung bis 350 V-

bis 250 V~
Nennstrom

10 bis 25 A
Koxiale Durchfiihrungskondensatoren nach VDE 0565-1

Bauform B85121-A-B*

W. 1...3

S
SN DI -1 N
[e—o~M_1 5
[31) ("
1,05 (" 1,045 — o
SSB0026-9
Luft- und Kriechstrecke = 4 mm
Bauform B85121-D-B*
1.3
——‘ o
7
r) The
= e~ | —
— =
- %
‘——13_215
SR/ I S o ) N
e 025 LY - ;) +5 ——= SSB0354-X
Luft- und Kriechstrecke = 2 mm

1) max.

Siemens Matsushita Components

81



B85121-A-B

B85121-D-B
Abmessungen
Bauform ch h k k m Gewinde Montage-
bohrung
B85121-A-B7 16 24 42,5 16,5 16 M 10 x 0,75 10,5 +03
B85121-A-B8
B85121-A-B9 34 52,5
B85121-A-B10 24 42,5
B85121-A-B11 34 52,5
B85121-A-B12
B85121-A-B13 20 38,5 58 18 17 M12 x 0,75 12,5 +05
B85121-A-B14
B85121-A-B15 16 34 52,5 16,5 16 M 10 x 0,75 10,5 +03

Technische Daten

Betriebsspannung

Betriebsstrom
Kapazitatstoleranz

Isolation

Eigenerwarmung

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

82

Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Un;
Us bezogen auf die obere Grenztemperatur.

max. zulassiger Betriebsstrom = Nennstrom
+20 %

fur C <0,33 pF: =12 000 MQ
fir C > 0,33 uF: 24000 s
Bauform B85121-A-B15: = 1000 s

max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom

40/100/56 fur B85121-A-B7...-B14
40/085/56 fiur B85121-A-B15

GMC (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse C) fir
B85121-A-B7...-B14 bzw.

GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C) fir
B85121-A-B15
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B85121-A-B

B85121-D-B
Bauformen
Nenn- | Nennspannung Nennkapazitat Prf- Gewicht | Bestell-Nr.
strom spannung
A V-/V~ 50/60 Hz V~ 400 Hz V- 25 =g
10 350/250 115 5000 pF 1500 13 B85121-D-B1%) S]
0,01 uF 1500 B85121-D-B21)
160/110 60 0,025 uF 750 B85121-D-B3
80/42 - 0,05 uF 900 B85121-D-B4
16 350/250 115 0,025 uF (X2) | 1500 26 B85121-A-B7 8
160/110 60 0,05 uF 750 B85121-A-B8
3507250 115 0,05 uF (X2) 1600 28 B85121-A-B9 S]
80/42 - 0,1uF 375 26 B85121-A-B10
160/110 60 0,1uF 750 28 B85121-A-B11
80/42 - 0,25 pF 375 30 B85121-A-B12
160/75 40 1,0uF (MP) 300 B85121-A-B15
25 160/110 60 0,25 uF 750 50 B85121-A-B13
80/42 - 0,5 uF 375 B85121-A-B14
Bestell-Nr. VE
B85121-D-B1 50
B85121-D-B2 50
B85121-D-B3 50
B85121-D-B4 50
B85121-A-B7 20
B85121-A-B8 20
B85121-A-B9 20
B85121-A-B10 20
B85121-A-B11 20
B85121-A-B12 20
B85121-A-B15 20
B85121-A-B13 20
B85121-A-B14 20
1) Nicht fur den Einsatz in Starkstromnetzen geeignet
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Durchfihrungskondensatoren

B85111-A-B

Durchfuhrungskondensatoren
Y-Kondensatoren
mit Auf3engewinde M 12 x 0,75

Koaxiale Durchfihrungskondensatoren nach VDE 0565-1.
Luft- und Kriechstrecken > 4 mm.

——40:5———»<——-[1 — [, () 5=

M12x0,75

NN
ANNN,
-

N\
—_
w

ra—/{,—e=| (3 =— 55B0028-0

Montagebohrung 0 12,5+03

Bauform h-3 b-15 b1
B85111-A-B1 54,5 23,5 11,4
B85111-A-B2 64 29 10,6
84

Nennspannung 440 V-
250 V~
Nennstrom 16 A
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B85111-A-B

Technische Daten

Betriebsspannung

Betriebsstrom
Kapazitatstoleranz
Isolation
Eigenerwarmung
IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse

Dauergrenzspannung Ug= Nennspannung U\

Uq bezogen auf die obere Grenztemperatur.

Werden die Kondensatoren nicht als Y-Kondensatoren ange-
wendet, sondern z. B. zur Beschaltung von Anodenspannung
fuhrenden Leitungen, dann betragt die

max. zulassige Betriebsspannung 350 Ver, 50 Hz/750 V- .

max. zulassiger Betriebsstrom = Nennstrom
+20 %

>12 000 MQ

max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom
40/100/56

GMC (- 40 bis +100 °C, Feuchteklasse C).

Bauformen

Nenn- | Nennspannung Nenn- Prif- Ge- VE Bestell-Nr.
strom kapazitdt | spannung | wicht

A V-V~ 50/60 Hz V~400Hz | pF V-, 25 =g

16 440/250 115 2500 (Y) 3750 25 100 B85111-A-B1
16 440/250 115 5000 (Y) 3750 30 100 B85111-A-B2
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Durchfihrungskondensatoren B85121-A

B85122-A
Durchfuhrungskondensatoren Nennspannung bis 600 V-
X1- und Y-Kondensatoren bis 440 V~
far zentrale Schraubbefestigung Nennstrom 16 und 25 A

Koaxiale Durchfihrungskondensatoren nach VDE 0565-1.

Der konstruktive und elektrische Aufbau dieser Durchfiihrungskondensatoren ermdéglicht den Ein-
satz bei elektrischen Maschinen und Anlagen sowohl an Land als auch auf Schiffen. Sie sind fur
eine besonders hohe Betriebszuverlassigkeit dimensioniert.

4—[31)—’4——[1”——

2) 3)
015 e e L0+5 SSB0586-D

Luft- und Kriechstrecken = 4 mm.

Bauform oh h k k m o Gewinde Montage-
bohrung

B85122-A-B2 16 24 42,5 16,5 16 1 M 10 x 0,75 10,5 +03

B85121-A-B24 20 38,5 58 18 17 2 M 12 x 0,75 |12,5+05

B85121-A-B35 16 34 52,5 16,5 16 1 M 10 x 0,75 |10,5+03

B85121-A-C37 20 32 52 19 18,5 2 M 12 x 0,75 12,5+05

B85121-A-B38 38,5 58 18 17

B85121-A-B39

1) max.

2) B85121-A-C37,Lange 455
3) B85121-A-C37,L&nge 65+ 5
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B85121-A
B85122-A

Technische Daten

Betriebsspannung

Betriebsstrom

Kapazitatstoleranz

Isolation

Eigenerwarmung
IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Un;
Us bezogen auf die obere Grenztemperatur

max. zulassiger Betriebsstrom = Nennstrom
bei 400 Hz nur 75 % des Nennwechselstromes

+20 %

far C < 0,33 uF = 12 000 MQ
fur C > 0,33 pF = 1000 s

max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom

40/100/56 bzw.
40/085/56 (siehe Tabelle)

GMC bzw. GPC

GMC (- 40 bis + 100 °C, Feuchteklasse C) fuir B85122-A-B2;
B85121-A-B24; B85121-A-B38; B85121-A-B39

GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C) fiir B85121-A-B35;
B85121-A-C37

Vorschriften Die mit Klassenangabe gekennzeichneten Bauformen ent-
sprechen VDE 0565-1.

Bauformen

Nenn- | Nennspannung Nenn- Prf- Klima- Ge- Bestell-Nr.

strom | V-/V~ V~ kapazitat spannung | kategorie wicht

A 50/60 Hz 400 Hz V-2s =g VE 20

16 600/250 220 2500 pF (V) 3950 40/100/56 | 30 B85122-A-B 2Y)
125/50 40 1 uF (MP) 300 40/085/56 B85121-A-B35

25 600/440 220 0,035 uF (X1) | 3950 40/100/56 | 55 B85121-A-B39
600/380 125 0,05 pF (X1) | 3600 B85121-A-B24
80/60 - 0,25 uF 540 50 B85121-A-B38
160/75 - 1 uF (MP) 450 40/085/56 | 55 B85121-A-C37

1) wenn als X1-Kondensator eingesetzt, Betriebsspannung 440 V~/50 Hz zulassig
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Durchfihrungskondensatoren B85111-AB

B85121-A-B
X1- bzw. X2-Kondensatoren Nennspannung 600 V—
far zentrale Schraubbefestigung 440 V~

Nennstrom 100 bis 1600 A—
100 bis 1200 A~

Diese koaxialen Durchfihrungskondensatoren entsprechen der Klasse X1 bzw. X2 nach VDE
0565-1. Ihr konstruktiver und elektrischer Aufbau ermdglicht den Einsatz bei elektrischen
Maschinen und Anlagen sowohl an Land als auch auf Schiffen. Sie sind fur besonders hohe Be-
triebszuverlassigkeit und hohe Prifspannung dimensioniert. Bei den 0,5- und 2-uF-Ausfihrungen
(MP-Kondensatoren) besitzen die Wickel einen hohen Belagwiderstand, der zu einem besonders
steilen Dampfungsanstieg im UKW-Bereich fihrt.

Bei den Bauformen fir 100 bis 600 A—/500 A~ Nennstrom befinden sich an jedem Anschlul3 2
Muttern, zwischen denen das Kabel am Durchfihrungsleiter anzuschlieen ist. Beim Fest-
schrauben sind die beiden Muttern so zu verspannen, dal3 kein Drehmoment auf die Durchfiih-
rungen der Kondensatoren ubertragen werden kann.

Bei den Bauformen fir 1000 A—/800 A~ und 1600 A—/1200 A~ Nennstrom sind spezielle An-
schluRelemente (C62104-A) zu verwenden, die gesondert zu bestellen sind. Diese Anschluf3ele-
mente verhindern eine Ubertragung des Drehmomentes beim Anschrauben der Kabel auf die
Keramikteile der Kondensatoren und erméglichen den gleichzeitigen Anschlul3 mehrerer Kabel.
Aus diesen Grinden empfiehlt es sich, diese Anschlul3elemente auch fir die Bauformen fir 100
bis 600 A—/500 A~ zuséatzlich zu bestellen.

Verbindungen mit starren Kupferschienen sind wegen mechanischer Belastungen der
Keramikkorper durch Stof3e und Schwingungen nicht zulassig.

Spezielle Montagehinweise auf Anfrage.

121)
ISR o ) | —— I3 .
) _——[A——
zZ1= ?
= i
el -
t 9 | ' ;
%, L2_().1) Mﬁm
Nennstrom 1000 bis 1600 A—
800 bis 1200 A~
Bauform b h-s [t d Luft- und Kriechstrecke
B85111-A-B30 270 153 66 M30x2 > 16
B85111-A-B33 310 173 86 M 36 x 3 > 16

1) max.
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B85111-AB
B85121-A-B

[2”
S /1”__7._,—_ —— =
|, —]
1 1 b
| - 4 f
— " B
- =
= | 3' g
| Z+ l
— —
! SSBO3LT-F
-/SL.
Nennstrom 100/300 A—
100/200 A~
Bauform h b h s 3 d Luft- und Kriechstrecke
B85111-A-B13 27 115 66-6 27 20 M8 >6
B85111-A-B14
B85111-A-B15 40 169 923 45 14 M 122) > 6
B85111-A-B16
B85111-A-B17 73 204 109 |27 20 M8 >6
B85111-A-B18 80 260 1445 | 45 20 M 12?)
1" 54,21 — =]
——11”——~”—105_5——— —e{M 20 f=—
———ai— lt— 52 +2 — o=
'U‘é érwyz T
/- - || . e~ '
— A N/ A || [
/

Spannscheibe nach DIN 6796

Spannscheibe nach DIN 6796

16+03— SSB0031-A
Nennstrom 600 A-
500 A~
Bauform h b Luft- und Kriechstrecke
B85121-A-B17 60,5 252 >6
B85121-A-B29
B85121-A-B18 86,5 278 >6

1) max.

2) anstelle von Scheibe und Federring werden je 2 Sicherungsscheiben DIN 93 mitgeliefert.
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B85111-AB

B85121-A-B
Technische Daten
Betriebsspannung Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Uk;
Us bezogen auf die obere Grenztemperatur
Prifspannung 2500 V—, 2 s bei 20 °C
Bauformen B85111-A-B13, -A-B15, B85121-A-B17
3950 V-, 2 s bei 20 °C
Betriebsstrom max. zulassiger Betriebsstrom = Nennstrom;
bei 400 Hz nur 75 % des Nennwechselstromes
Kapazitatstoleranz +20%
Isolation fir C=0,035 pF =12 000 MQ
fur C> 0,5 pF>1000 s
Eigenerwarmung max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom
IEC-Klimakategorie 40/085/56
DIN-Anwendungsklasse GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C)
Bauformen
Nennstrom Nennspannung Nennkapazitat Gewicht | Bestell-Nr.
A-IA~ V-/V~50/60 Hz V~400Hz | pF = kg VE1
100/100 600/440 220 0,035 (X1) 04 B85111-A-B13
0,5 (MP) (X2) 04 B85111-A-B14
2 (MP) (X2) 0,9 B85111-A-B17
300/200 0,035 (X1) 0,6 B85111-A-B15
0,5 (MP) (X2) 0,6 B85111-A-B16
2 (MP) (X2) 1,2 B85111-A-B18
600/500 0,035 (X1) 1,4 B85121-A-B17
0,5 (MP) (X2) 14 B85121-A-B29
2 (MP) (X2) 1,6 B85121-A-B18
1000/800 0,5 (MP) (X2) 31 B85111-A-B30
1600/1200 0,5 (MP) (X2) 4,1 B85111-A-B33
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Durchfihrungskondensatoren

C62104-A

AnschlufZelemente fir Koaxiale Durchfihrungskondensatoren

Beim Festschrauben von Kabeln auf den Bolzen koaxialer Durchfiihrungskondensatoren fir 100
bis 1600 A-/1200 A~ besteht die Gefahr, daR durch Ubertragung eines Drehmomentes die
Durchfihrungen der Kondensatoren beschadigt werden. Um das zu verhindern, wird empfohlen,
die nachstehend aufgefiihrten AnschluRelemente aus Ms 58 zu verwenden. Sie ermdglichen
aul3erdem bei Bauformen > 600 A—/500 A~ den gleichzeitigen Anschlul3 mehrerer Kabel und
besitzen ein Beschriftungsschild zur Kennzeichnung des Leitungszuges.

Die Anschluf3elemente sind stiickweise zu bestellen. Fur jeden Durchfiihrungskondensator wer-
den 2 AnschlulRelemente bendotigt.

Bauformen
passend fur Nennstrom Gewicht Bestell-Nr.
Durchfihrungskondensator

A—/A~ 60 Hz =g VE 2
B85111-A-B15 300/200 300 C62104-A1-A2
B85111-A-B16
B85111-A-B18
B85121-A-B17 600/500 900 C62104-A2-A3
B85121-A-B18
B85121-A-B29
B85111-A-B30 1000/800 C62104-A2-A4
B85111-A-B33 1600/1200 1800 C62104-A4-A3
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C62104-A

C62104-A1-A2 C62104-A2-A3
M12x20 M8

(Gewindetiefe 11) jea—— 42 M 12x20 DIN933
/
N et
| e 1
T } ==lle
\ g _L.._ 2\ ~ _._‘é\\ —_
‘ \’_ - AN AN o
S8 i 3 B . 3
R
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M 12— i

M 20

Zylinderschraube DIN 912
M8 mit Innensechskant

-~ 75—

N/ !
i

I
Beschriftung nach |
Bedarf :lj

C
|

SSB0032-1

Beschriftung nach Bedarf
SSB0033-R

C62104-A4-A3
M12x 20 DIN933 80

1 f | | t f \

J l I

C62104-A2-A4

64
83

=M 36 x 3—==

Schraube DIN 912

—= M30x2 Zylinder
Zylinderschraube DIN 912 M 12 mit Innensechskant
M8 mit Innensechskant *—— 12 <—287*——28—-f1 M12

-~ 75— -

!
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Beschriftung nach Bedarf

le—30—= 15

7an

O

ran\y

Y
%

OO

60

i

T

Beschriftung nach Bedarf ssB0035-8
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Durchfahrungsfilter

Vierpolfilter fur Starkstromanlagen

Durchfuhrungsfilter sind fur eine breitbandige Entstérung von Starkstrombetriebsmitteln vorgese-
hen. Ihr konstruktiver und elektrischer Aufbau ermoglichen ihren Einsatz bei elektrischen Maschi-
nen und Anlagen sowohl an Land als auch auf Schiffen.

Die in r=Schaltung aufgebauten Filter bestehen aus zwei gleichen kapazitiven Quergliedern und
einem ferromagnetischen Langsglied. Infolge der konzentrischen Anordnung der Bauteile werden
hohe Dampfungswerte bis Uber 1 GHz erreicht.

Um die Hochfrequenzeigenschaften voll auszunutzen, missen die Filter in Schirmwande einge-
setzt werden. Dabei ist es notwendig, das Filtergeh&use lickenlos (HF-dicht) mit der Abschirm-
wand zu kontaktieren. Bei den Filtern fir zentrale Schraubbefestigung laf3t sich dies am sichersten
erreichen, wenn sie in eine Gewindebohrung bzw. in eine -buchse eingeschraubt werden.

Bei Filtern mit Gewindeansatz und zusatzlichem Kontaktkonus kann die Kontaktierung auch tber
den Konus erfolgen, wenn dieser in eine scharfkantige Befestigungsbohrung eingesetzt wird. So-
fern ein Filter unter Verzicht auf eine Abschirmung nur zur Entstérung bis zum UKW-Bereich ein-
gesetzt werden soll, genligt eine Montage mit Befestigungswinkeln.

Filter mit Flanschbefestigung haben fur eine lickenlose Kontaktierung eine besonders ausgebil-
dete Kontaktflache.

Bei Filtern mit hohen Kapazitatswerten sind VDE-maRige Schutzmalinahmen, z. B. Nullung, er-
forderlich (vergleiche VDE 0100).

In eine Abschirmwand eingesetzte Durchfiihrungsfilter
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Durchfahrungsfilter B85321-A-B

Filter flr zentrale Schraubbefestigung Nennspannung bis 350 V-
bis 250 V~
Nennstrom 16 A

Die in diese koaxialen Durchfuhrungsfilter eingebauten Kondensatoren entsprechen VDE 0565-1.
Sie sind als Y-Kondensatoren dimensioniert.

B85321-A-B6 B85321-A-B9

——11_1'5 <—————561)———— 10_1'5 s —
+17”Q 40—
1.3

——11_1’5 - |} E—— 10_1,5 -

SSB0377-2
SSB0376-T
Bauform Montagebohrung Luft- und Kriechstrecke
B85321-A-B6 012,5+03 >5
B85321-A-B9 0 10,5+03 >3

1) max.
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B85321-A-B

Technische Daten

Betriebsspannung

Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Un;

Us bezogen auf die obere Grenztemperatur.

Kapazitatstoleranz +20 %
Eigenerwarmung
IEC-Klimakategorie 40/085/56

DIN-Anwendungsklasse

max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom

GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C)

Schaltbild N
1 1
SSB0038-X
dB
SSB0039-6
Einflgungsdampfung ae in 120 ‘g
Abhéangigkeit von der Frequenz f ]
100 ¢ ‘
= N/
60 //
Lor——— / ]
I S _
TN
100kHz 1 10 100MHz  1GHz
» f
Bauformen
Nenn- | Nennspannung Nennkapazitat Prif- Gewicht | VE Bestell-Nr.
strom | V-/V~ V-~ spannung
A 50/60 Hz 400 Hz pF V-, 2s =g
16 250/250 115 2 x 2500 (Y) 2700 32 20 B85321-A-B9 S|
16 350/250 115 2 x 2500 (Y) 50002) 50 25 B85321-A-B62) 8

1) Oder 2500 V~, 1 min.

2) wenn als X1-Kondensator eingesetzt, Betriebsspannung 600 V-/400 V~ zuléssig
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Durchfahrungsfilter B85331-AB
B85332-A-B

Filter mit Befestigungsflansch Nennspannung bis 440 V~
Nennstrom 25A

Die in diese Durchfihrungsfilter eingebauten Kondensatoren entsprechen VDE 0565-1. Bei den
Filtern mit Prifspannungen von 2500 V~ bzw. 2700 V- sind sie aul3erdem — unabhangig von der
Nennkapazitat — wie Y-Kondensatoren dimensioniert.

Aufgrund der hohen Kapazitatswerte sind bei den Bauformen B85331-A-B1 und B85332-A-B1
VDE-malige Schutzmal3nahmen, z. B. Nullung, erforderlich (vergleiche VDE 0100).

Fur eine liickenlose Kontaktierung ist das Filter in eine Abschirmwand einzusetzen.

Die Filter besitzen an jedem Anschluf3 2 Muttern, zwischen denen das Kabel am Durchfihrungs-
leiter anzuschlief3en ist. Beim Festschrauben ist die an der Durchfiihrung liegende Gegenmutter
festzuhalten, damit kein Drehmoment auf die Keramikteile der Filter Gbertragen werden kann.

N

{2

-———[11)————— Mm_,——e let—35£0,2 —m] -
— 17_2 feset—

H T
;L Mty 225 - S
u 338 R4
1 Ps L
=
| o~
NN — is— LH’
SSB0040-9
Bauform h b h m Luft- und Kriechstrecke
B85331-A-B1 68 152 61 60,5 >6
B85332-A-B1
B85331-A-B2 485 115 44 435 >6
B85331-A-B3
1) max.
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B85331-AB

B85332-A-B

Technische Daten
Betriebsspannung Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Uh;

Us bezogen auf die obere Grenztemperatur.
Kapazitatstoleranz +20%

+ 10 % fur B85331-A-B1
Eigenerwarmung max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom
IEC-Klimakategorie 40/085/56
DIN-Anwendungsklasse GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C)
Schaltbild R

o—-|—-—NW\——-—|—ol_ . =]

SSB0038-X
. .. " dB SSB0041-H

EinflUgungsdampfung ae 120
in Abhangigkeit von der Frequenz f
(Richtwerte) MeBgrenze

100

af " V/AWAVER
V

j: - // -
) ]Z/ -/

1= B85331-A-B1 /)\/ //\”
VV

2 = B85332-A-B1
3 = B85331-A-B3

0
4 = B85331-A-B2 100kHz 1 10 100MHz 1GHz
_>f
Bauformen
Nenn- | Nennspannung Nennkapazitat Prif- Ge- | Bestell-Nr.
strom | V-/V~ V~ spannung wicht
A 50/60 Hz 400 Hz =g |VEZ20
25 350/250 115 2 x 2500 pF (Y) 2700 V-, 2s 175 | B85331-A-B2 8
440/440 220 2 x 17500 pF (X1)1) [ 2700 V-, 2 s B85331-A-B3
440/300 115 2 x 0,05 pF (X1) 2500 V~, 1 min 245 | B85332-A-B1
350/250 115 2 x 0,1 pF (X1) 1500 V~, 1 min B85331-A-B1

1) Bei Einsatz an 250 V~ entspricht das Filter VDE 0565-1 Klasse Y

Siemens Matsushita Components

97



Durchfihrungsfilter B85321-A-B

Breitband-Durchfihrungsfilter Nennspannung bis 750 V—
far zentrale Schraubbefestigung bis 600 V~
Nennstrom 6 bis 200 A

Die in diese koaxialen Durchfiihrungsfilter eingebauten Kondensatoren entsprechen VDE 0565-1.
Bei den Filtern mit Prifspannungen > 2500 V- sind sie auRerdem — unabh&ngig von der Nenn-
kapazitat — wie Y-Kondensatoren dimensioniert.

Aufgrund der hohen Kapazitatswerte sind VDE-mafige Schutzmal3nahmen, z.B. Nullung, erfor-
derlich (vergleiche VDE 0100).

Fur eine luckenlose Kontaktierung ist das Filter in eine Gewindebohrung bzw. in eine -buchse mit
mindestens 4 mm Gewindelénge einzuschrauben. Bei Schirmwéanden mit Wandstérken < 5,5 mm
ist zwischen dem Filterboden und der Schirmwand eine Unterlegscheibe zum Ausgleich der Dif-
ferenz bis zu 6 + 0,5 mm beizulegen (siehe Mal3bild).

Die Filter besitzen an jedem Anschlul 2 Muttern, zwischen denen das Kabel am Durchfuhrungs-
leiter anzuschliel3en ist. Beim Festschrauben ist die an der Durchfuihrung liegende Gegenmutter
festzuhalten, damit kein Drehmoment auf die Keramikteile der Filter Ubertragen werden
kann.

- "

2=
|

=5,

— =1 M32x15 jm—m

|
|
|
.r

N
Q SSB0378 -A
NN 35 2)
605
Bauform h b k a n Luft- und Kriechstrecke
B85321-A-B1 92 166 453 M6 17 >12
B85321-A-B2
B85321-A-B3 136 210
B85321-A-B4 161 271 654 M 10 263 > 10
B85321-A-B5
B85321-A-B7
B85321-A-B8 92 151 453 M 6 172 > 10
B85321-A-B11 94 200 624 M8 244 >10
B85321-A-B12 92 166 453 M6 17- >12

1) max.
2) min. fir tragende Gewindelange
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B85321-A-B

Technische Daten

Betriebsspannung Dauergrenzspannung Us= Nennspannung Uk;
Us bezogen auf die obere Grenztemperatur.
Kapazitatstoleranz +20 %
Eigenerwarmung max. 15 °C bei Betrieb mit Nennstrom
IEC-Klimakategorie 40/085/56
DIN-Anwendungsklasse GPC (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse C)
Schaltbild e
L _!_._jl
SSB0038-X
dB
A . . i 120 SSB0043-Y
Einfigungsdampfung ae in
Abhéangigkeit von der Frequenz f S R R
(Richtwerte) Mel3grenze  ,
00—
de
b

1 = B85321-A-B8 -
2 = B85321-A-B12 60—
3 = B85321-A-B1

885321'A'B7 40_ ,,,,,, A AN
4 = B85321-A-B2 /|

B85321-A-B11 4
B85321-A-B4 20 /]
5 = B85321-A-B3 I ]
6 = B85321-A-B5 oL :

0 100kHz 1 10  100MHz 1GHz

o f
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B85321-A-B

Bauformen
Nenn- Nennspannung Gleich | Nennkapazitét Priifspannung Ge- | Bestell-Nr.
strom strom- wicht
wider-
stand
A/50 Hz V- IV~ V~ (Richt-
(A/400 Hz) | 50/60 Hz | 400 Hz | werte) | uF V-, V~50 Hz =g |VELl
6 440/250 | 60 50mQ | 2x2(MP) (X2)| 1400V-,2s 600 | B85321-A-B8 H
(4,5)
40 750/6001) | 300 76pQ |2x025 (X1)| 5400 V-, 2s 1000 | B85321-A-B3
(30) 3200 V-, 1 min
oder
2000 V~, 1 min
750/440 | 220 270 pQ | 2x 1 (MP) (X2)| 2500 V-, 2 s 600 | B85321-A-B2 H
oder
1500 V~, 1 min
440/250 | 60 2 x 2 (MP) (X2)| 1400 V-, 2s B85321-A-B1 H
2) 1250 250 2x4,7(MKV)  (X2)| 1100V-,2s B85321-A-B12
100 750/440 | 220 40 uQ |2x1(MP) (X2)| 2500 V-, 2s 750 | B85321-A-B11 H
(75)
200 750/6001) | 300 30puQ | 2x0,15 (X1)| 5400 V-, 2 s 1400 | B85321-A-B5
(100) 3200 V-, 1 min
oder
2000 V~, 1 min
750/440 | 220 2x1,2(MP) (X2)| 2500 V-, 2's B85321-A-B4 H
oder
1500 V~, 1 min
440/250 | 60 2 x2,2(MP) (X2)| 1400V-,2s B85321-A-B7

1)  Spitzenspannung 2700 V bis 20 mal taglich (Anstiegszeit 1 ps, Abfallzeit 50 ps).
2) auch Betrieb bis 440 V- zulassig
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Durchfahrungsfilter B85313-A

UKW-Durchfuhrungsfilter fur die Nachrichtentechnik Nennspannung 350 V—
|6tbar oder schraubbar Nennstrom 6A

Die in r=Schaltung aufgebauten Filter bestehen aus 2 kapazitiven Quergliedern (Durchfiihrungs-
kondensatoren aus Klasse 2-Keramik) und einem induktiven Langsdampfungsglied (Durchgangs-
leiter, mit SIFERRIT-Rohrkern umgeben). Das auch als >Mantelleiter< bezeichnete Langsglied
besteht aus einem Draht, durch den der Betriebsstrom flie3t, und aus einem SIFERRIT-Hohl-
zylinder, der Uber den Draht geschoben ist. Dieses Langsglied ist so dimensioniert, daf3 bei hohen
Frequenzen ein grof3er Scheinwiderstand mit vorwiegend Wirkverlusten erreicht wird. Der Damp-
fungsverlauf a3t einen breitbandigen Arbeitsbereich zu (siehe Diagramm). Um die Entstorwirkung
voll auszunutzen, werden die Filter in die Abschirmwand eingesetzt, die den unentstérten Raum
vom entstorten trennt. Die Montage erfolgt durch Einschrauben oder Einléten (siehe Mal3bilder).
Bei schraubbaren Typen wird die Befestigungsmutter lose mitgeliefert und darf mit einem Dreh-
moment von max. 80 Ncm angezogen werden.

Die Bauform B85313-A-B4 ist mit niederschmelzendem Lot versehen (Schmelzpunkt = 95 °C);
Einlottemperatur max. 160 °C.

Anwendung: Diese Filter kénnen in Anlagen und Geraten der Nachrichtentechnik (z. B. in Fern-
meldeanlagen und -geréaten nach VDE 0800 und 0804, in Rundfunk- und verwandten Geraten
nach VDE 0860) auch bei 250 V~ 50 Hz verwendet werden, jedoch nicht in Starkstromkreisen und
wenn Berthrungsschutz-Vorschriften fir Kondensatoren (VDE 0565-1) beachtet werden missen.

B85313-A-B7 B85313-A-B4 B85313-A-B3 B85313-A-C1
®0,8

008 §
f ) ®0,65 i 1 <+3
®0,65 i?; © r e
' e ¢ J L) f )
1 ! 17 s — 72 7
! i ‘ N ! ’ vl !
lde=ma t mjzf di J $T i
e O 1] © e m o I
H 1 ]
| p ! 1 5
y / L] &g N S
<  nieder- 3 ' f M )
¢ schmelzendes Y ' ' ;
Lot M6x0,5 F— M6x0,5H
= — 385" l=— = 085"

L

I
21)

>
4,2"
8" -

oA

SSB0044-7 SSBOOLS-F SSB00L6-N
SSBOOLT-W

Montagebohrung bei Schraubbefestigung 6,3 0 +02
Montagebohrung bei Lotbefestigung 5,3 0 +0.2

1) max.
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B85313-A

Technische Daten

zulassige Oberflachentemperatur

zuldssiger effektiver Blindstrom

Prufspannung

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

85°C

0,75 A
1050 V-
40/085/21
GPG (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse G)

Schaltbild B
L. W
SSB0038-X
Bauformen
Nenn- | Nenn- | Nennkapazitat zul. Ge- | Ausfiihrung Bestell-Nr.
strom | span- Verlust- | wicht
nung leistung
A?) V- pF Toleranz | mW?) = VE 200
6 350 2x800 |+50% 120 0,2 schraubbar, Draht B85313-A-B7 S|
2x800 |-20% 120 0,13 | Iothar (160 °C), Draht B85313-A-B4
2x 1600 | +30% 200 0,4 schraubbar, Haken B85313-A-B3 S|
2x3500 |-20% 270 0,6 schraubbar, Draht B85313-A-C1

1) Bei Frequenzen bis 20 kHz.

2) Bei Raumtemperaturen bis 55 °C und Einbau in eine Metallplatte. Das Durchfiihrungselement erwéarmt sich hierbei
um 30 °C; bei Einbau in eine kupferkaschierte Platte ist nur die Halfte der genannten Verlustleistung zulassig.

102

Siemens Matsushita Components



B85313-A

Einfigungsdampfung ae in Abhangigkeit von der Frequenz f
(gemessen bei verschiedenen Betriebsstrémen und beidseitigem Abschlufd mit 60 ; Richtwerte)

dB

SSB0048-5

100

/

80

AN

/a

Y7/
/L

. B85313-A-B3
10 100MHz 1 10GHz
. f
fo% e SSB0050-G
80 S— R -
0A
T - ] f \
60 : S
i -6A-
r T ]
3A- 1
Wor—— S —
20 — | |
— B85313-A-BA|
B85313-A-B7
10 100MHz 1
— of
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10GHz

1do% o SSB0049-D
/A
80 A
6A-

RE//Ans ;
40 // o 4

20—

i B85313-A-C1
10 100MHz 1 10GHz

f

103






HF-Drosseln

Allgemeine technische Angaben

HF-Drosseln sind Entstordrosseln mit besonders kleinen Abmessungen. Sie werden bei der
nieder- und hochfrequenten Entkopplung von Signal- und Steuerkreisen, beim Sieben von Versor-
gungsspannungen, in Filtern und bei allen Gbrigen Einsatzfallen, bei denen die Elektro-Ma-
gnetische Vertraglichkeit (EMV) sicherzustellen ist, bendtigt. Ihr Einsatzgebiet reicht von elek-
tronisch gesteuerten Haushaltsgeraten, Geréten der Unterhaltungselektronik, Personal-Com-
putern, Bord-Computern in Kraftfahrzeugen bis hin zu professionellen Geraten.

Chip- Abmessungen

Drosseln Ixbxh

SIMID 01 32%x25x%x1,6

SIMID 02 32x25x%x1,9

SIMID 03 4,5x3,2x3,2

SIMID 04 25%x20x1,6

Bedrahtete Abmessungen Kleinstmogliches Kleinster Biegeradius
Drosseln d = [ (max.) Rastermal} des Anschluf3drahtes
MCC-Drossel 3,3x7,0 10 0,6

SBC-Drossel 3x6,8 10 0,6

BC-Drossel 4x9,2 12,5 0,8

LBC-Drossel 52x12 15 0,8

Verarbeitungshinweis

Beim Abbiegen der Anschluf3drédhte mul3 beachtet werden, dal3 die an den Stirnseiten befind-
lichen Anwicklungsbereiche (durch Kleber und Lack geschitzt) nicht belastet werden.

Strombelastbarkeit Is/In

in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur Ta
(Kurve gilt fur alle Bauformen
aulRer SIMID 04)

Siemens Matsushita Components
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HF-Drosseln B82412

Chip-Induktivitaten fur Oberflachenmontage Nennstrom 0,09 bis 0,6 A

Serie SIMID 01 (Siemens Miniatur-Induktivitaten)

Miniatur-Chip-Drosseln mit hochtemperaturfester, einlagiger Kupferlackdrahtwicklung auf quader-
formigem Spulenkern aus Keramik oder Ferrit. Die Wicklungsenden sind mit stirnseitig ange-
klebten Kontaktelementen (CuSn6) verschweildt. Die Schweil3stellen sind durch einen Epoxid-
harzkleber geschiitzt. Die Wicklung ist mit Epoxidharz fixiert.

Die Drosseln sind automatisch bestickbar und werden gegurtet geliefert (Gurtung und Ver-
packung siehe Seite 304).

Durch ihren speziellen Aufbau sind sie besonders fur den Einsatz in HF-Schaltungen wie z. B.
Tuner in Autoradios, Fernsehgeraten, Videorecordern sowie fur Mobiltelefone und Antennenver-
starker geeignet.

0,25min."

Layoutempfehlung

f—— A ——

D——
SSB0058-C

MaRe A B C D

Wellenldten (2,3 |1,60(2,1 |5,3
Reflowloten |2,7 |1,15|2,1 |4,4

T

SRR

- 2,801 —e=i 1) l6tbarer Bereich,versilbert
3 203 —ef 55B0701-W
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B82412

Technische Daten
Abmessung /x b x h (mm)
entsprechend EIA

Nenninduktivitat
bei Mel3frequenz

Nennstrom
Gleichstromwiderstand
Glte

Resonanzfrequenz

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse
Zulassige Lotverfahren

Lotbarkeit:
215°C+3°C,3+0,3s

Lotwarmebestandigkeit analog
Prifung Th, DIN IEC 68-2-20

Zulassige Durchbiegung
der Leiterplatte

Siemens Matsushita Components

3,2x25x%x1,6
1210

0,022 uH bis 10 puH
10 MHz fiir L < 0,1 puH
1 MHz fiir L > 0,1 pH

bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
gemessen bei 20 °C
gemessen mit Impedanz-Analyzer HP 4194A

gemessen mit Scalar Network Analyzer ZAS von
Rohde & Schwarz

55/125/56
FKF (- 55 °C bis + 125 °C, Feuchteklasse F)
Wellenl6ten, Reflowléten und Dampfphasenloten

> 95 % Benetzung im I6tbaren Bereich
260°C, 10s

2 mm (100 mm lange Normleiterplatte)
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B82412

Induk- | Tole- | Giite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz- | Bestell-Nr.2) Trager-
tivitat | ranz | MeRfrequenz | strom | widerstand | frequenz material
L In Rmax frnin

uH Omin |MHz |mA |Q MHz VE 2500

0,022 | +20%| 30 100 600 0,12 2000 B82412-A3220-M Keramik
0,027 20 50 600 0,13 2000 B82412-A3270-M

0,033 [t5% |25 50 540 0,17 2000 B82412-A3330-*

0,039 [+10%| 25 50 500 0,18 1600 B82412-A3390-*

0,047 |£20%| 25 50 470 0,22 1600 B82412-A3470-*

0,056 30 50 460 0,23 1400 B82412-A3560-*

0,068 30 50 440 0,25 1350 B82412-A3680-*

0,082 30 50 430 0,27 1000 B82412-A3820-*

0,10 30 50 400 0,30 1000 B82412-A3101-*

0,12 25 30 380 0,35 900 B82412-A3121-*

0,15 25 30 370 0,36 820 B82412-A3151-*

0,18 25 30 340 0,42 700 B82412-A3181-*

0,22 25 30 320 0,48 630 B82412-A3221-*

0,27 30 30 300 0,55 570 B82412-A3271-*

0,33 30 30 280 0,65 550 B82412-A3331-*

0,39 30 30 260 0,75 500 B82412-A3391-*

0,47 30 30 225 1,00 450 B82412-A3471-*

0,56 30 30 200 1,20 430 B82412-A3561-*

0,68 30 30 180 1,40 400 B82412-A3681-*

0,82 30 30 150 2,00 380 B82412-A3821-*

1,0 +5% |30 7,96 330 0,45 300 B82412-A1102-* Ferrit
1,2 +10 %] 30 7,96 310 0,50 260 B82412-A1122-*

1,5 +20%/| 30 7,96 300 0,55 240 B82412-A1152-*

1,8 30 7,96 290 0,60 220 B82412-A1182-*

2,2 30 7,96 270 0,65 200 B82412-A1222-*

2,7 30 7,96 220 1,05 180 B82412-A1272-*

3,3 30 7,96 200 1,10 160 B82412-A1332-*

3,9 30 7,96 190 1,35 150 B82412-A1392-*

4,7 35 7,96 160 1,80 140 B82412-A1472-*

5,6 35 7,96 140 2,70 125 B82412-A1562-*

6,8 35 7,96 120 3,50 115 B82412-A1682-*

8,2 35 7,96 110 3,80 100 B82412-A1822-*

10,0 35 7,96 90 5,50 95 B82412-A1103-*

Lieferbar ist auch ein Laborsortiment mit 70 Stlick (5 Stiick je Position), Wertebereich 0,068 bis
8,2 uH, Reihe E6, in 8-mm-Blisterverpackung.

Bestell-Nr.: B82412-X1 H

1) In die Bestellnummer ist an Stelle * der Toleranzbuchstabe J & + 5 % bzw. K £ + 10 % bzw. M £ + 20 % einzu-
setzen.
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B82412

Induktivitatswert L und Gite Q
in Abhéangigkeit von der Anzahl n
der Tauchlétungen (240 °C, 5 s)

Induktivitat L
in Abhéangigkeit von der
Gleichstrombelastung loc;

JH gemessen mit LCR-Meter HP 4275A
SSBO0SO-N 102 SSBO061-W
7 ; 70
uH
;¢ | 50 | o0uH
~ ===
5 J 10 6,8 uH
[ |
L 40 TuH
10° ==+
3 30 0,68 uH
0I1I IHI
s 1
2 20 o
1 10 0,022 uH
-2
0 0 10 _ _
0 20 40 60 80 100 120 1072 10°"! 10° A 10
- — Inc
Scheinwiderstand Z Gute Q
in Abh&ngigkeit von der Frequenz f; in Abh&ngigkeit von der Frequenz f,
gemessen mit dem gemessen mit Impedanz-Analyzer
Vector Analyzer ZPV HP 4194A
5 $SB0062-5 i
10 50 ?siao]osa D
Q o,mH/
|Z| 1 a
— 0,12 uH 10uH TN /
104 0,33 pH \ A 40 R 0,022
— 1,0pH \/ 1uH / uH
— 3,3uH & Y
10,0 uH A AW /
N / \[\ \ 30
/| WAV
103 _ A\ /£
= = S ) / \
AT 2
r ,/, 7 /, » // ’/ 4 \\
102 ed ’{// \ /, /
~ =8 10 | /
/i A
//// / // \
7 ) LA
101 0 —":::_/K
10* 10° kHz  10° 100kHz 1 10 100MHz
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HF-Drosseln B82422

Chip-Induktivitaten fur Oberflachenmontage Nennstrom 0,065 bis 0,7 A

Serie SIMID 02 (Siemens Miniatur-Induktivitaten)

Miniatur-Chip-Drosseln, umhitillt (schwer entflammbar) mit hochtemperaturfester Kupferlackdraht-
wicklung auf quaderformigem Kammerkern aus Keramik oder Ferrit. Die Wicklungsenden sind mit
stirnseitig angeklebten Kontaktelementen (CuSn6) verschweifl3t. Die Schweil3stellen sind durch
einen Epoxidharzkleber geschutzt.

Die Drosseln sind automatisch bestickbar und werden gegurtet geliefert (Gurtung und Ver-
packung siehe Seite 304).

Durch ihren speziellen Aufbau sind sie besonders fur den Einsatz in HF-Schaltungen, wie z.B.
Tuner in Autoradios, Fernsehgeraten, Videorecordern sowie fur Mobiltelefone und Antennenver-
starker geeignet.

Gutebestatigung nach CECC- und VG-Norm in Vorbereitung.

05+01"
i Layoutempfehlung
ol !
E ot — - x
N' .
Ll l
]
lt— B —tnlet— [ —feet— B —

0——»
SSB0058-C
3 Malie A B CcC |D
=4
£ Wellenlten |2,3 |1,60(2,1 |5,3
4 Reflowloten |2,7 (1,15(2,1 |4,4

Beschriftung

lsse0064-L 1) lotbarer Bereich, versilbert
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B82422

Technische Daten
Abmessung /x b x h (mm)
BaugroRe entsprechend EIA
Nenninduktivitat

Nennstrom
Gleichstromwiderstand
Gute
Resonanzfrequenz

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse
Zulassige Lotverfahren

Lotbarkeit:
215°C+3°C,3+0,3s

Lotwarmebestandigkeit analog
Prufung, Th, DIN IEC 68-2-20

Zulassige Durchbiegung
der Leiterplatte

Beschriftung auf
dem Bauelement

Siemens Matsushita Components

32x25x%x19
1210

0,0082 pH bis 100 pH

Mel3frequenz 10 MHz fur L < 0,1 yH
1 MHz fir 0,1 yH < L <10 pH
100 kHz fur L > 10 pH

bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
gemessen bei 20 °C
gemessen mit Impedanz-Analyzer HP 4194 A

gemessen mit Scalar Network Analyzer ZAS von
Rohde & Schwarz

55/125/56
FKE (- 55 °C bis + 125 °C, Feuchteklasse E)
Wellenléten, Reflowldten und Dampfphasenloten

> 95 % Benetzung im |6tbaren Bereich
260°C,10s

2 mm (100 mm lange Normleiterplatte)
Induktivitatswert und Toleranz

(entspricht den letzten 4 Stellen
der Bestellbezeichnung)
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B82422

Induk- | Tole- | Gute bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.?) Trager-
tivitat | ranz | Mel3frequenz | strom | widerstand | frequenz material
L |N Rmax fmin

uH Omn |[MHzZ |mMA |Q MHz VE 2000

0,0082| + 20 % | 20 100 700 |0,10 2000 B82422-A3829-M | Keramik
0,010 20 100 700 |0,10 2000 B82422-A3100-M

0,012 25 100 700 |0,10 2000 B82422-A3120-M

0,015 25 100 640 |0,12 2000 B82422-A3150-M

0,018 30 100 640 |0,12 2000 B82422-A3180-M

0,022 30 100 570 |0,15 2000 B82422-A3220-M

0,027 20 50 570 |0,15 1900 B82422-A3270-M

0,033 20 50 530 |0,19 1900 B82422-A3330-M

0,039 25 50 530 (0,19 1450 B82422-A3390-M

0,047 25 50 480 |0,21 1350 B82422-A3470-M

0,056 25 50 470 0,23 1300 B82422-A3560-M

0,068 | +10%]| 25 50 440 |0,26 1250 B82422-A3680-*

0,082 |oder |25 50 415 |0,29 1150 B82422-A3820-*

0,10 |[+20%]|25 50 400 |0,30 1000 B82422-A3101-*

0,12 20 30 390 |0,33 880 B82422-A3121-*

0,15 20 30 360 |0,38 850 B82422-A3151-*

0,18 20 30 345 0,42 800 B82422-A3181-*

0,22 20 30 280 |0,64 700 B82422-A3221-*

0,27 20 30 250 |0,76 650 B82422-A3271-*

0,33 20 30 200 1,20 580 B82422-A3331-*

0,39 20 30 180 |1,50 540 B82422-A3391-*

0,47 20 30 150 |2,20 480 B82422-A3471-*

0,56 20 30 145 | 2,40 440 B82422-A3561-*

0,68 20 30 140 | 2,70 400 B82422-A3681-*

0,82 20 30 135 | 3,00 350 B82422-A3821-*

Fortsetzung siehe Seite 113

1) In die Bestellnummer ist an Stelle * der Toleranzbuchstabe K £ + 10 % bzw. M £ + 20 % einzusetzen.

Engere Toleranzen auf Anfrage
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B82422

Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.?) Trager-
tivitat | ranz | Mel3frequenz | strom | widerstand | frequenz material
L |N Rmax fmin

uH Omn |[MHzZ |mMA |Q MHz VE 2000

1,0 +10 %/ 20 7,96 |380 |0,34 320 B82422-A1102-* Ferrit
1,2 oder |20 7,96 |370 0,37 300 B82422-A1122-*

15 +20 %/ 20 7,96 |340 |0,42 270 B82422-A1152-*

1,8 25 7,96 [290 |0,60 250 B82422-A1182-*

2,2 25 7,96 | 270 |0,75 230 B82422-A1222-*

2,7 25 7,96 |240 0,88 210 B82422-A1272-*

3,3 25 7,96 200 |1,20 180 B82422-A1332-*

3,9 25 7,96 | 175 |1,65 165 B82422-A1392-*

4,7 25 7,96 |150 |2,20 145 B82422-A1472-*

5,6 25 7,96 |140 |2,60 135 B82422-A1562-*

6,8 25 7,96 |135 |2,80 115 B82422-A1682-*

8,2 25 7,96 |130 |3,00 85 B82422-A1822-*

10 25 2,52 [180 |1,60 21 B82422-A1103-*

12 25 2,52 |175 |1,65 18,5 B82422-A1123-*

15 25 2,52 |165 |1,85 17,5 B82422-A1153-*

18 25 2,52 |155 |2,00 15,5 B82422-A1183-*

22 25 2,52 |145 |2,50 14,0 B82422-A1223-*

27 25 2,52 120 |3,70 12,0 B82422-A1273-*

33 25 2,52 | 110 (4,40 11,5 B82422-A1333-*

39 25 2,52 |90 6,30 9,0 B82422-A1393-*

47 25 2,52 |85 7,00 8,0 B82422-A1473-*

56 25 2,52 |80 6,75 8,0 B82422-A1563-*

68 25 2,52 |80 7,70 7,5 B82422-A1683-*

82 20 2,52 |70 10,00 6,5 B82422-A1823-*

100 20 2,52 |65 11,50 6,0 B82422-A1104-*

Lieferbar ist auch ein Laborsortiment mit 95 Stlck (5 Stiick je Position), Wertebereich 0,1 bis 100
uH, Reihe EB6, in 8-mm-Blisterverpackung.

Bestell-Nr.: B82422-X1 8

1) In die Bestellnummer ist an Stelle * der Toleranzbuchstabe K £ + 10 % bzw. M £ + 20 % einzusetzen.
Engere Toleranzen auf Anfrage
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B82422

Induktivitatswert L und Gite Q
in Abhéangigkeit von der Anzahl n
der Tauchlétungen (240 °C, 5 s)

Induktivitét L
in Abhéangigkeit von der
Gleichstrombelastung loc;

gemessen mit LCR-Meter HP 4275A

wH $SB0065 - U 3 53B0066-3
7 70 10
uH
100 uH
[f 6 60 L 102 "
. 50 0w
10
® — L It
A 40 . 1,0 uH
; 10
e . —& 0
3 \ 30
| 0,1uH
! 10-1
2 20
0,01uH
| 10—2
1 i 10
0 . 0 1073
0 20 L0 60 80 100 120 1072 107" 100 A 10!
. . —] —.]DC
Scheinwiderstand Z Gute Q

in Abh&ngigkeit von der Frequenz f;
gemessen mit dem

in Abh&ngigkeit von der Frequenz f,
gemessen mit Impedanz-Analyzer

Vector Analyzer ZPV HP 4194A
105 o SSB0067-B " $SB0068-]
. 100 uH
i N RN 0,82 uH | 40 01t
104 A 10 pHLLLY Al /
RS SRR I /
VA \—/ 10uH /
WAl WA U
’ \ A1) % 100uH /£ ;u /
M
o LLANAMLLA A w7 XN
7 7 N X/ / / / \ /0,01pH /
y 4 7 74! [/ A
ARnNy i 74 20 |
il I’// v // %
” / < /
2 P 1 uH / / /
10 —F 3,3 uH== o O,1ﬁH 0 // / ‘/ \,/ \\
0,33 uH // /
// 1/ /|
V <
101 7 LA
103 104 105  kHz 106 00kHz 1 10 100MHz
R ,’ - f
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HF-Drosseln B82432

Chip-Induktivitaten fur Oberflachenmontage Nennstrom 0,055 bis 0,6 A

Serie SIMID 03 (Siemens Miniatur-Induktivitaten)

Miniatur-Chip-Drosseln, umhitillt (schwer entflammbar) mit hochtemperaturfester Kupferlackdraht-
wicklung auf quaderformigem Kammerkern aus Ferrit. Die Wicklungsenden sind mit stirnseitig an-
geklebten Kontaktelementen (CuSn6) verschweif3t. Die Schweil3stellen sind durch einen Epoxid-
harzkleber geschiitzt.

Die Drosseln sind automatisch bestickbar und werden gegurtet geliefert (Gurtung und Ver-
packung siehe Seite 304).

Durch ihren speziellen Aufbau sind sie besonders fiir den Einsatz in HF-Schaltungen wie z.B.
Tuner in Autoradios, Fernsehgeraten, Videorecordern sowie fur Mobiltelefone und Antennenver-
starker geeignet.

0,6:01"
—— et —

Layoutempfehlung

T

|
! ’—‘—'—]f—'—'—
’ |

t— 2,7:0,11)——|

I —

| ( | w SSB0058-C

Male A |B |C |D
Wellenloten (3,1|1,7|3,2|6,6

l—— 32+0,2—w]
N

£ Reflowloten [3,6(1,3|3,2|5,8
[e0)
g <
z <————3'2"0'3—-—_f
-—0-45*0’3——————
|
— - 3
L
. N |
+ u
‘ } ! Beschriftung
C i — ‘]-SSBOOSB—é 1) lotbarer Bereich, versilbert
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B82432

Technische Daten
Abmessung /x b x h (mm)
BaugroRe entsprechend EIA
Nenninduktivitat

Nennstrom
Gleichstromwiderstand
Glte

Resonanzfrequenz

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse
Zulassige Lotverfahren

Lotbarkeit:
215°C+3°C,3+0,3s

Lotwarmebestandigkeit analog

Prifung Th, DIN IEC 68-2-20

Zulassige Durchbiegung
der Leiterplatte

Beschriftung auf
dem Bauelement

116

4,5x3,2x3,2
1812

1 pH bis 1000 pH
Mel3frequenz 1 MHz fur L < 10 pH
100 kHz fir L > 10 pH

bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
gemessen bei 20 °C
gemessen mit Impedanz-Analyzer HP 4194 A

gemessen mit Scalar Network Analyzer ZAS von
Rohde & Schwarz

55/125/56
FKE (- 55 °C bis + 125 °C, Feuchteklasse E)
Wellenléten, Reflowlten und Dampfphasenléten

> 95 % Benetzung im I6tbaren Bereich
260°C, 10s
2 mm (100 mm lange Normleiterplatte)

Induktivitatswert und Toleranz
(entspricht den letzten 4 Stellen
der Bestellbezeichnung)
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B82432

Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.2)
tivitat ranz | Mel3frequenz strom | widerstand | frequenz

L |N Rmax fmin

uH Ormin MHz mA Q MHz VE 2500

1,0 +20 %| 25 7,96 600 0,28 260 B82432-A1102-M
1,2 25 7,96 560 0,32 250 B82432-A1122-M
15 25 7,96 535 0,35 230 B82432-A1152-M
1,8 25 7,96 490 0,41 210 B82432-A1182-M
2,2 30 7,96 480 0,43 190 B82432-A1222-M
2,7 30 7,96 450 0,49 170 B82432-A1272-M
3,3 30 7,96 425 0,55 155 B82432-A1332-M
3,9 30 7,96 410 0,59 145 B82432-A1392-M
4,7 30 7,96 390 0,65 110 B82432-A1472-M
5,6 30 7,96 375 0,71 100 B82432-A1562-M
6,8 30 7,96 360 0,78 75 B82432-A1682-M
8,2 30 7,96 330 0,92 23 B82432-A1822-M
10,0 +10 %/ 45 2,52 320 0,98 22 B82432-A1103-*
12,0 oder |45 2,52 300 1,10 19 B82432-A1123-*
15,0 +20 %| 45 2,52 280 1,25 17 B82432-A1153-*
18,0 45 2,52 270 1,35 15 B82432-A1183-*
22,0 45 2,52 260 1,45 13 B82432-A1223-*
27,0 45 2,52 245 1,65 12 B82432-A1273-*
33,0 45 2,52 230 1,85 10,5 B82432-A1333-*
39,0 45 2,52 220 2,05 10,0 B82432-A1393-*
47,0 40 2,52 210 2,3 9,5 B82432-A1473-*
56,0 40 2,52 200 2,5 9,0 B82432-A1563-*
68,0 40 2,52 190 2,8 8,0 B82432-A1683-*
82,0 35 2,52 175 3,2 7,0 B82432-A1823-*
100,0 40 2,52 145 4,7 6,5 B82432-A1104-*
120,0 35 0,796 140 52 6,0 B82432-A1124-*
150,0 35 0,796 130 6,1 55 B82432-A1154-*
180,0 35 0,796 120 6,9 50 B82432-A1184-*
220,0 30 0,796 115 7,5 4,6 B82432-A1224-*
270,0 30 0,796 90 12,5 4,4 B82432-A1274-*
330,0 30 0,796 85 14,1 4,1 B82432-A1334-*
390,0 35 0,796 80 15,3 3,8 B82432-A1394-*
470,0 35 0,796 75 17,5 3,5 B82432-A1474-*
560,0 30 0,796 70 23,0 2,8 B82432-A1564-*
680,0 30 0,796 65 25,0 2,6 B82432-A1684-*
820,0 30 0,796 60 28,0 2,5 B82432-A1824-*
1000,0 30 0,796 55 31,0 2,3 B82432-A1105-*

Lieferbar ist auch ein Laborsortiment mit 57 Stick (3 Stiick je Position), Wertebereich 1 uH bis
1000 pH, Reihe EB6, in 12-mm-Blisterverpackung.

Bestell-Nr.: B82432-X1 H

1) In die Bestellnummer ist an Stelle * der Toleranzbuchstabe K £ + 10 % bzw. M £ + 20 % einzusetzen.
Engere Toleranzen auf Anfrage
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B82432

Induktivitatswert L und Gite Q
in Abhéangigkeit von der Anzahl n
der Tauchlétungen (240 °C, 5 s)

Induktivitét L
in Abhéangigkeit von der
Gleichstrombelastung loc;

gemessen mit LCR-Meter HP 4275A

P7H ssoom-t o 104 $SB0072-C
| uH
L g o L 1000 uH
103
5 50 N
T oL [ ]100pH
A >~ al s 10
10 uH
3 30 101 A
100 <
1 10
0 0 107" — -
0 20 4 60 80 100 120 107 107 10° A 10
— = [DC
Scheinwiderstand Z Gute Q

in Abh&ngigkeit von der Frequenz f;
gemessen mit dem

in Abh&ngigkeit von der Frequenz f,
gemessen mit Impedanz-Analyzer

Vector Analyzer ZPV HP 4194A
SSB0073-K
108 . 80 SSBO074-T
9) i
|Z| 105 { Q
A 60
104 / ./ i f'\
: 7 ‘\\'. ',"a "

103 2Ll LALL/NNAL X sol| 10uH AR\

2V ait 2NN 100 wH-{N AN

v AT\ 1000 LH A

102 L LAl S o[ >201000 uH i

= = —330H / /

100 uH 20

1/ q /'// sl \E%MH /f/ / / \

10 = 10 uH /' ‘/ / \
3,3 uH A/ N

pare 1,0 uH 9‘5:::"'4/ ( P \\ i
100 L 0 Lot tTT]

102 103 104 10° kHz 108 10! 102 103 104 kHz 10°

- f R f
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HF-Drosseln B82494

Chip-Induktivitaten fur Oberflachenmontage Nennstrom 0,01 bis 0,19 A

Serie SIMID 04 (Siemens Miniatur-Induktivitaten).

Miniatur-Chip-Drosseln, Epoxidharz-umpref3t mit Kupferlackdrahtwicklung (Polyurethan) auf
stehendem Rollenkern, mit verzinnten Anschlissen. Die L-Werte > 27 yH sind magnetisch ge-
schirmt.

Die Chip-Drosseln sind automatisch bestliickbar und werden gegurtet geliefert (Gurtung und Ver-
packung siehe Seite 304).

Ihre Anwendung erfolgt z.B. in Tunern von Autoradios, Fernsehgeraten, Videorecordern, Mobil-
telefonen und Antennenverstarkern.

>\| ~
.| -

l _4..;\,_}_._ ]

g .

f — il
-—25"%3

Layoutempfehlung

|eet— 4 — e

) =l SSB0702-5

1) lotbarer Bereich, verzinnt

Male A B C D

Wellenléten [1,2 |1,25|1,5 |4,0
Reflowloten [1,6 |1,05(1,5 |3,5
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B82494

Technische Daten
Abmessung /x b x h (mm)
BaugroRe entsprechend EIA
Nenninduktivitat

Nennstrom
Gleichstromwiderstand
Gute
Resonanzfrequenz

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse
Zulassige Lotverfahren
Lotbarkeit: 230 £+ 5°C,3+0,5s

Lotwarmebestandigkeit analog
Prifung Th, DIN IEC 68-2-20

Zulassige Durchbiegung der
Leiterplatte
Beschriftung auf dem Bauelement

Gurtung

120

25%x20x1,6
1008

0,22 pH bis 100 pH
Mel3frequenzen und Mel3spannungen
siehe Tabelle

bezogen auf 85 °C Umgebungstemperatur
gemessen bei 20 °C
gemessen mit Impedanz-Analyzer HP 4194 A

gemessen mit Scalar Network Analyzer ZAS
von Rohde & Schwarz oder mit Impedanz-
Analyzer HP 4191 A

55/85/56

FPE (- 55 °C bis 85 °C, Feuchteklasse E)
Wellenléten, Reflowldten und Dampfphasenloten
> 95 % Benetzung im I6tbaren Bereich

260 °C, 10s

2 mm (100 mm lange Normleiterplatte)
Beispiele: 0,22 yH ... R22M

100 pH ... 101
gemal EIA-481 (weitgehend identisch mit
DIN IEC 286-3)

8 mm Gurtbreite, 178 mm Rollendurchmesser
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B82494

Induk- | Tole- | Giite Q bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.
tivitat L | ranz | MeRfrequenz?) strom | widerstand | frequenz | VE 2000
|J.Hl) | N3) Rmax frvin

Qrin MHz mA Q MHz
0,22 +20 %] 25 25,2 190 0,70 230 B82494-A1221-M
0,27 25 25,2 180 0,75 210 B82494-A1271-M
0,33 25 25,2 170 0,85 190 B82494-A1331-M
0,39 25 25,2 160 0,95 175 B82494-A1391-M
0,47 25 25,2 155 1,00 160 B82494-A1471-M
0,56 25 25,2 150 1,10 150 B82494-A1561-M
0,68 25 25,2 140 1,25 135 B82494-A1681-M
0,82 25 25,2 130 1,40 125 B82494-A1821-M
1,0 25 7,96 195 0,65 115 B82494-A1102-M
1,2 25 7,96 180 0,75 100 B82494-A1122-M
1,5 25 7,96 170 0,85 90 B82494-A1152-M
1,8 25 7,96 160 0,95 85 B82494-A1182-M
2,2 25 7,96 155 1,05 80 B82494-A1222-M
2,7 25 7,96 145 1,20 75 B82494-A1272-M
3,3 25 7,96 135 1,30 65 B82494-A1332-M
3,9 25 7,96 130 1,40 60 B82494-A1392-M
4,7 25 7,96 125 1,55 55 B82494-A1472-M
5,6 25 7,96 120 1,75 50 B82494-A1562-M
6,8 25 7,96 115 1,95 45 B82494-A1682-M
8,2 25 7,96 105 2,20 40 B82494-A1822-M
10 +10 %] 25 2,52 80 3,70 32 B82494-A1103-K
12 25 2,52 75 4,10 30 B82494-A1123-K
15 25 2,52 70 5,00 28 B82494-A1153-K
18 25 2,52 65 5,40 25 B82494-A1183-K
22 25 2,52 60 6,00 22 B82494-A1223-K
27 40 2,52 18 4,50 20 B82494-G1273-K
33 40 2,52 14 5,20 18 B82494-G1333-K
39 40 2,52 13 5,70 15 B82494-G1393-K
47 40 2,52 12 6,60 14 B82494-G1473-K
56 40 2,52 10 7,10 13 B82494-G1563-K
68 25 2,52 17 6,50 13 B82494-G1683-K
82 25 2,52 14 7,40 13 B82494-G1823-K
100 25 0,796 10 8,40 12 B82494-G1104-K

1) Melffrequenz und MeRRspannung wie bei Glitemessung

oder 1 MHz und 0,1 Vesf flr L < 10 pH sowie 100 kHz und 0,01 Vestflr L > 10 pyH
2) Mefspannung 0,3 Vet
3) In=max. Gleichstrom bei Ta <85 °C
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B82494

1

122

Induktivitat L

in Abhangigkeit von der
Gleichstrombelastung loc;
gemessen mit LCR-Meter HP 4275A

103 SSB0076-A
wH
100 uH
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—127uH
T
10 uH
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1uH
100
—10,22 uH
0—1
1073 1072 107" 100 A 10!
Inc
Gite Q
in Abh&ngigkeit von der Frequenz f;
gemessen mit Impedanz-Analyzer
HP 4194A
60 SSB0078-R
27uH
50 A 022 pH
\ /
\ /
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1/ /
30 / \/': /
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in Abhangigkeit von der Frequenz f,
gemessen mit Impedanz-Analyzer
HP 4191A
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L T~ 100 pH
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HF-Drosseln B78108-T
B78148-T

MCC-Drosseln Nennstrom 0,08 bis 1,1 A

MCC-(Mini-Cylinder-Core)-Drosseln sind HF-Drosseln mit einer Wicklung aus CulL-Draht auf
speziellem Keramik- (Bauform B781*8-T3) oder Ferrit-Zylinderkern. Die Kunststoffumhullung ist
schwer entflammbar nach UL 94 V-0. Die Farbkennzeichnung erfolgt durch Beringung nach IEC-
Publication 62 (Grundeinheit pH). Die Drosseln werden gegurtet in axialer (fur liegenden Einbau)
und radialer Ausfiihrung (fur stehenden Einbau) geliefert. Bei der stehenden Ausflhrung ist der
abgebogene Draht isoliert. Die Drosseln sind fur automatische Bestikkung geeignet.

B78108-TH B78148-T
gegurtet zentrisch radial gegurtet

651
7.0max.nach DIN 41099 ?
2

~=—125

o
©

LT

5#5]#

]
D

9,8max. 60,5 f=— |
lackiert $SB0081-B ‘ ]
Kleinstmdgliches Rastermafd 10 mm l: 5 ﬂ
12,7 SSB0082-)

Weitere Angaben zur Gurtung und Verpackung siehe Seite 306.
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B78108-T

B78148-T
Technische Daten
Nenninduktivitat 0,1...100pH
MeRfrequenz 1 MHz fur L=10 uH
100 kHz fur L > 10 pH
Mel3strom < 1 mA
MelRklemmenabstand 25,4 mm
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Gleichstromwiderstand gemessen bei 20 °C
MelRklemmenabstand 25,4 mm
Gute gemessen auf Gutemelplatz HP 4342 A
Resonanzfrequenz Absorptionsmessung entsprechend
MIL-C-15305
IEC-Klimakategorie 55/125/56
DIN-Anwendungsklasse FKF (55 ... + 125 °C, Feuchteklasse F)
Lotwarmebestandigkeit
Prifung Tb, DIN IEC 68-2-20 260°C, 10s
Zugfestigkeit der Anschlu3drahte =20 N
Gewicht 0,25¢g

HF-Drosselsortiment

Die Wertereihe zwischen 0,1 und 100 pH mit 37 Werten aus der E12-Reihe ist auch in Gurt-
abschnitten zu je 10 Stick im praktischen Verpackungskarton lieferbar.

Bestellbezeichnung: B78108-X5 H
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H B78108-T

B78148-T
HF-Drosseln
MCC-Drosseln
Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.
tivitat ranz') | Mel3frequenz strom | widerstand | frequenz | VE 5000%)
L | N2) Rmaxg) fmin
uH % Ohin MHz mA Q MHz
0,10 +20 %] 40 25,2 1120 0,13 600 B781*8-T3101-M
0,12 40 1080 0,145 570 B781*8-T3121-M
0,15 38 1020 0,155 500 B781*8-T3151-M
0,18 35 1000 0,17 460 B781*8-T3181-M
0,22 990 0,195 420 B781*8-T3221-M
0,27 910 0,215 380 B781*8-T3271-M
0,33 830 0,24 330 B781*8-T3331-M
0,39 790 0,27 300 B781*8-T3391-M
0,47 750 0,315 280 B781*8-T3471-M
0,56 700 0,34 260 B781*8-T3561-M
0,68 530 0,48 240 B781*8-T3681-M
0,82 500 0,55 230 B781*8-T3821-M
1,0 +10 % 630 0,25 180 B781*8-T1102-K
1,2 40 7,96 610 0,25 170 B781*8-T1122-K
1,5 570 0,30 150 B781*8-T1152-K
1,8 540 0,30 130 B781*8-T1182-K
2,2 520 0,35 120 B781*8-T1222-K
2,7 480 0,40 110 B781*8-T1272-K
3,3 420 0,50 110 B781*8-T1332-K
3,9 400 0,55 100 B781*8-T1392-K
4.7 380 0,65 90 B781*8-T1472-K
5,6 45 260 1,30 75 B781*8-T1562-K
6,8 250 1,45 70 B781*8-T1682-K
8,2 50 240 1,60 65 B781*8-T1822-K
10 230 1,70 60 B781*8-T1103-K
12 55 2,52 190 2,4 50 B781*8-T1123-K
15 185 2,7 45 B781*8-T1153-K
18 175 2,9 40 B781*8-T1183-K
22 60 170 3,2 30 B781*8-T1223-K
27 160 3,6 27 B781*8-T1273-K
33 150 4,1 24 B781*8-T1333-K
39 140 4,5 22 B781*8-T1393-K
47 100 8,5 20 B781*8-T1473-K
56 100 8,8 18 B781*8-T1563-K
68 95 10,0 15 B781*8-T1683-K
82 90 11,5 14 B781*8-T1823-K
100 85 12,5 11 B781*8-T1104-K

*  An dieser Stelle ist die Kennziffer 0 oder 4 (siehe Tabelle und Bauformen) einzusetzen:

0 = axial gegurtet; 4 & radial gegurtet

1) Engere Toleranzen auf Anfrage

2) In = maximaler Gleichstrom bei 40 °C

3) Rmax = R20 = maximaler Gleichstromwiderstand bei 20 °C
RtA= Re0- (0,92 + 0,004 TA) = maximaler Gleichstromwiderstand bei Ta
4} VE 2000 fur B78148-T
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HF-Drosseln B82141-A
B82141-B

SBC-Drosseln Nennstrom 0,055 bis 0,725 A

SBC-(Small-Bobbin-Core)-Drosseln sind HF-Drosseln mit einer Wicklung aus CulL-Draht auf
speziellem kleinen Ferrit-Rollenkern. Die Kunststoffumhullung ist schwer entflammbar. Die Farb-
kennzeichnung erfolgt durch Beringung nach IEC-Publication 62 (Grundeinheit uH). Die Drosseln
werden gegurtet in axialer (fur liegenden Einbau) und radialer Ausfiihrung (fur stehenden Einbau)
geliefert. Bei der stehenden Ausfiihrung ist der abgebogene Draht isoliert. Die Drosseln sind fur
automatische Bestlickung geeignet.

B82141-A B82141-B
gegurtet zentrisch radial gegurtet

- 65_4
6,8max. nach DIN 41099 -

i ﬁEﬁ L Lo
9,8 max. —— 605 j @ | @

lackiert SSB0083-S 1 ]

t 5 I‘
12,7 SSB0082-)

r=—125

3

)
|
16 —==]

3|
max

Kleinstmdgliches Rastermafd 10 mm

Weitere Angaben zur Gurtung und Verpackung siehe Seite 306.
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B82141-A
B82141-B

Technische Daten

Nenninduktivitat

Nennstrom

Gleichstromwiderstand

Gite
Resonanzfrequenz

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse

Lotwarmebestandigkeit
Prifung Th, DIN IEC 68-2-20

Zugfestigkeit der Anschlu3drahte
Gewicht

HF-Drosselsortiment

1...1000 uH

MeRfrequenz 1 MHz fur L < 10 yH
100 kHz fir L > 10 pH

MeRklemmenabstand 25,4 mm

MeRstrom <1 mA

bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur

gemessen bei 20 °C
MeRklemmenabstand 25,4 mm

gemessen auf Gutemel3platz HP 4342 A

Absorptionsmessung entsprechend
MIL-C-15305

55/125/56
FKF (55 ... + 125 °C, Feuchteklasse F)

260°C, 10 s
>20N
0,22 ¢

Die Wertereihe zwischen 1 und 1000 pH mit 37 Werten aus der E12-Reihe ist auch in Gurt-
abschnitten zu je 10 Stick im praktischen Verpackungskarton lieferbar.

Bestellbezeichnung: B82141-X1 H
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H B82141-A

B82141-B
HF-Drosseln
SBC-Drosseln
Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.
tivitat ranz') | Mel3frequenz strom | widerstand | frequenz | VE 5000%)
L | N2) Rmaxg) fmin
uH % Omin MHz mA Q MHz
1,0 +10 %] 40 7,96 725 0,19 180 B82141-*1102-K
1,2 700 0,20 160 B82141-*1122-K
1,5 670 0,22 155 B82141-*1152-K
1,8 45 660 0,23 145 B82141-*1182-K
2,2 630 0,25 130 B82141-*1222-K
2,7 610 0,27 110 B82141-*1272-K
3,3 50 580 0,30 90 B82141-*1332-K
3,9 560 0,32 70 B82141-*1392-K
4,7 530 0,36 60 B82141-*1472-K
5,6 510 0,38 50 B82141-*1562-K
6,8 480 0,43 40 B82141-*1682-K
8,2 450 0,52 30 B82141-*1822-K
10 55 2,52 410 0,60 25 B82141-*1103-K
12 385 0,67 20 B82141-*1123-K
15 365 0,74 17 B82141-*1153-K
18 350 0,81 14 B82141-*1183-K
22 335 0,90 12 B82141-*1223-K
27 315 1,00 11 B82141-*1273-K
33 300 1,12 10 B82141-*1333-K
39 285 1,21 8,5 B82141-*1393-K
47 +50 200 2,40 7,7 B82141-*1473-J
56 195 2,60 6,8 B82141-*1563-J
68 185 2,90 5,7 B82141-*1683-J
82 175 3,20 55 B82141-*1823-J
100 60 0,796 170 3,50 5,3 B82141-*1104-J
120 160 3,80 5,0 B82141-*1124-J
150 150 4,30 4.6 B82141-*1154-J]
180 135 5,30 4,2 B82141-*1184-J
220 130 5,80 3,8 B82141-*1224-]
270 115 7,80 3,2 B82141-*1274-J
330 105 8,70 3,0 B82141-*1334-J
390 95 11,0 2,7 B82141-*1394-J
470 90 12,0 2,3 B82141-*1474-J
560 75 16,5 2,2 B82141-*1564-J
680 65 22.0 2,0 B82141-*1684-J
820 60 25,0 1,8 B82141-*1824-J
1000 55 33,0 1,5 B82141-*1105-J

*  An dieser Stelle ist der Kennbuchstabe A oder B einzusetzen, A 2 axial gegurtet; B 2 radial gegurtet
1) Engere Toleranzen auf Anfrage
2) In = maximaler Gleichstrom bei 40 °C
3) Rmax = R20 = maximaler Gleichstromwiderstand bei 20 °C
RtA = R20- (0,92 + 0,004 Ta) = maximaler Gleichstromwiderstand bei Ta
4} VE 2000 fur B82141-B
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HF-Drosseln B78108-S
B78148-S

BC-Drosseln Nennstrom 0,05 bis 1,2 A

BC-(Bobbin-Core)-Drosseln sind HF-Drosseln mit einer Wicklung aus CuL-Draht auf speziellem
Ferrit-Rollenkern. Die Kunststoffumhullung ist schwer entflammbar. Die Farbkennzeichnung er-
folgt durch Beringung nach IEC-Publication 62 (Grundeinheit pH). Die Drosseln werden gegurtet
in axialer (fur liegenden Einbau) und radialer Ausfuhrung (fiir stehenden Einbau) geliefert. Bei der
stehenden Ausfiihrung ist der abgebogene Draht isoliert. Die Drosseln sind fir automatische Be-
stiickung geeignet.

B78108-SH B78148-S
gegurtet zentrisch radial gegurtet

. 65*"
9,2 max.nach DIN 41099

16—

lackiert SSBO08L-1

Kleinstmdgliches Rastermal? 12,5 mm

[—12,7—== SSB0085-9

Weitere Angaben zur Gurtung und Verpackung siehe Seite 306.
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B78108-S
B78148-S

Technische Daten

Nenninduktivitat

Nennstrom
Gleichstromwiderstand

Gute
Resonanzfrequenz

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse

Lotwarmebestandigkeit
Prafung Th, DIN IEC 68-2-20

Zugfestigkeit der Anschlu3drahte
Gewicht

HF-Drosselsortiment

1...4700 uH

Melfrequenz 1 MHz fur L=10 uH
100 kHz fiir L > 10 pH

MeRstrom < 1 mA

MeRklemmenabstand 25,4 mm

bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur

gemessen bei 20 °C
MeRklemmenabstand 25,4 mm

gemessen auf Gutemelplatz HP 4342 A

Absorptionsmessung entsprechend
MIL-C-15305

55/125/56
FKF (=55 ... + 125 °C, Feuchteklasse F)

260°C, 10 s
=20N
0,38¢g

Die Wertereihe zwischen 1 und 4700 pH mit 45 Werten aus der E12-Reihe ist auch in Gurt-
abschnitten zu je 10 Stick im praktischen Verpackungskarton lieferbar.

Bestellbezeichnung: B78108-X4 &

130
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H B78108-S

B78148-S
HF-Drosseln
BC-Drosseln
Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.
tivitat ranz!) | Mel3frequenz strom | widerstand | frequenz | VE 5000%)
L | N2) Rmaxg) fmin
uH % Omin MHz mA Q MHz
1,0 +10 %] 55 7,96 1200 0,16 205 B781*8-S1102-K
1,2 1150 0,18 185 B781*8-S1122-K
1,5 1100 0,20 165 B781*8-S1152-K
1,8 1030 0,22 155 B781*8-S1182-K
2,2 1000 0,25 140 B781*8-S1222-K
2,7 60 940 0,26 125 B781*8-S1272-K
3,3 900 0,29 115 B781*8-S1332-K
3,9 850 0,31 105 B781*8-S1392-K
4,7 820 0,34 95 B781*8-S1472-K
5,6 780 0,38 85 B781*8-S1562-K
6,8 65 670 0,51 75 B781*8-S1682-K
8,2 690 0,48 50 B781*8-S1822-K
10 70 2,52 680 0,49 35 B781*8-S1103-K
12 650 0,55 30 B781*8-S1123-K
15 60 610 0,60 20 B781*8-S1153-K
18 580 0,67 17 B781*8-S1183-K
22 55 560 0,74 13 B781*8-S1223-K
27 530 0,83 10 B781*8-S1273-K
33 500 0,92 9 B781*8-S1333-K
39 50 470 1,02 8 B781*8-S1393-K
47 +50 |45 450 1,10 7,5 B781*8-S1473-J
56 40 430 1,23 7 B781*8-S1563-J
68 410 1,35 6,5 B781*8-S1683-J
82 35 390 1,54 6 B781*8-S1823-J

Fortsetzung siehe Seite 132

* An dieser Stelle ist die Kennziffer 0 oder 4 einzusetzen, 0 £ axial gegurtet; 4 £ radial gegurtet
1) Engere Toleranzen auf Anfrage

2)  In = maximaler Gleichstrom bei 40 °C

3) Rmax = Re0 = maximaler Gleichstromwiderstand bei 20 °C
RtA = R20- (0,92 + 0,004 Ta) = maximaler Gleichstromwiderstand bei Ta
4)  VE 2000 fur B78148-S
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H B78108-S

B78148-S
HF-Drosseln
BC-Drosseln (Fortsetzung)
Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz-| Bestell-Nr.
tivitat ranz') | Mel3frequenz strom | widerstand | frequenz | VE 5000%)
L | N2) Rmaxg) fmin
uH % QOmin MHz mA Q MHz
100 +59% |70 0,796 370 1,7 5 B781*8-S1104-J
120 300 2.4 4,5 B781*8-S1124-J
150 280 2,8 4,2 B781*8-S1154-J
180 270 3,0 3,9 B781*8-S1184-J
220 250 3,3 3,7 B781*8-S1224-J
270 200 5,7 2,8 B781*8-S1274-J
330 190 6.4 2,7 B781*8-S1334-J
390 180 7,0 2,4 B781*8-S1394-J
470 170 7,9 2,2 B781*8-S1474-J
560 60 160 8,8 2 B781*8-S1564-J
680 55 150 10 1,9 B781*8-S1684-J
820 50 140 12 1,6 B781*8-S1824-J
1000 0,252 130 14 1,6 B781*8-S1105-J
1200 115 17,5 1,3 B781*8-S1125-J
1500 100 23 1,25 B781*8-S1155-J
1800 95 26 1,2 B781*8-S1185-J
2200 40 80 34,7 11 B781*8-S1225-J
2700 75 40 1 B781*8-S1275-J
3300 62 59,5 0,9 B781*8-S1335-]
3900 59 66 0,8 B781*8-S1395-J
4700 35 55 78 0,7 B781*8-S1475-J

*  An dieser Stelle ist die Kennziffer 0 oder 4 einzusetzen, 0 & axial gegurtet; 4 £ radial gegurtet
1) Engere Toleranzen auf Anfrage
2)  In = maximaler Gleichstrom bei 40 °C
3)  Rmax = Re0 = maximaler Gleichstromwiderstand bei 20 °C
RrtA = R20- (0,92 + 0,004 Ta) = maximaler Gleichstromwiderstand bei Ta
4) VE 2000 fur B78148-S
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HF-Drosseln B82144-A2

LBC-Drosseln Nennstrom 0,02 bis 2,2 A

LBC (Large-Bobbin-Core) Drosseln sind HF-Drosseln mit einer Wicklung aus CulL-Draht auf
speziellem Ferrit-Rollenkern. Die Kunststoffumhullung ist schwer entflammbar. Die Farbkenn-
zeichnung erfolgt durch Beringung nach IEC-Publikation 62 (Grundeinheit uH). Die Drosseln
werden axial (fur liegenden Einbau) gegurtet auf Rollen geliefert und sind fir automatische Be-
stiickung geeignet.

Gurtung
nach DIN IEC 286-1
glmax. nach DIN 41099
S ]
- = ! .L = =1 AF*
T - —_J
=3
. ¥ { S 1V
14,8 max. +05 e
lackiert 6205

SSB0104 -]
Kleinstes Rastermafl 15 mm

Weitere Angaben zur Gurtung und Verpackung siehe Seite 306.

Technische Daten

Nenninduktivitat (siehe Tabelle) Melfrequenz 1 MHz fur L < 10 pH
100 kHz fir 10 yH < L <4700 uH
10 kHz fur L > 4700 pyH
Mel3strom < 1 mA

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur

Gleichstromwiderstand gemessen bei 20 °C

Gute gemessen auf Gutemel3platz HP 4342 A

Resonanzfrequenz Absorptionsmessung entsprechend
MIL-C-15305

IEC-Klimakategorie 55/125/56

DIN-Anwendungsklasse FKF (- 55 ... + 125 °C, Feuchteklasse F)

Lotwarmebestandigkeit

Prufung Th, DIN IEC 68-2-20 260°C, 10 s

Zugfestigkeit der Anschlu3drahte >20N

Gewicht 119
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B82144-A2

HF-Drosseln
LBC-Drosseln

Induk- | Tole- | Gite bei Nenn- | Gleichstrom-| Resonanz- | Bestell-Nr.

tivitat ranz') | Mel3frequenz strom | widerstand | frequenz | VE 1500

L | N2) Rmaxg) fmin

uH % QOrin MHz A Q MHz

1,0 +10 %/ 40 7,96 2,2 0,08 200 B82144-A2102-K H
1,5 40 7,96 2,1 0,09 190 B82144-A2152-K
2,2 40 7,96 1,9 0,11 140 B82144-A2222-K H
3,3 40 7,96 1,75 0,13 120 B82144-A2332-K
4,7 40 7,96 1,6 0,16 100 B82144-A2472-K H
6,8 40 7,96 1,5 0,19 80 B82144-A2682-K
10 60 2,52 1,4 0,22 60 B82144-A2103-K H
15 60 2,52 1,25 0,28 20 B82144-A2153-K
22 50 2,52 1,1 0,35 12 B82144-A2223-K H
33 +59% |40 2,52 0,9 0,43 8,0 B82144-A2333-J

47 40 2,52 0,8 0,50 5,0 B82144-A2473-J H
68 30 2,52 0,7 0,60 4,5 B82144-A2683-J
100 50 0,796 0,6 0,70 3,5 B82144-A2104-J H
150 50 0,796 0,5 0,90 3,0 B82144-A2154-J
220 50 0,796 0,4 1,60 2,4 B82144-A2224-) B
330 50 0,796 0,33 1,90 2,0 B82144-A2334-]
470 40 0,796 0,28 2,50 1,5 B82144-A2474-3 B8
680 30 0,796 0,24 2,80 1,3 B82144-A2684-J
1000 60 0,252 0,20 3,80 1,2 B82144-A2105-J H
1500 60 0,252 0,16 6,00 1,0 B82144-A2155-J
2200 60 0,252 0,12 9,00 0,8 B82144-A2225-J H
3300 60 0,252 0,11 12,0 0,6 B82144-A2335-]
4700 60 0,252 0,09 20,0 0,5 B82144-A2475-J B
6800 60 0,252 0,08 30,0 0,4 B82144-A2685-J
10000 50 0,0796 |0,06 42,0 0,35 B82144-A2106-J H
15000 50 0,0796 | 0,05 68,0 0,30 B82144-A2156-J
22000 50 0,0796 |0,04 120 0,26 B82144-A2226-J H
33000 50 0,0796 |0,035 |150 0,22 B82144-A2336-J
47000 40 0,0796 |0,030 |230 0,18 B82144-A2476-) H
68000 40 0,0796 |0,025 |290 0,15 B82144-A2686-J
100000 40 0,0796 |0,02 360 0,12 B82144-A2107-J H

1) Engere Toleranzen auf Anfrage
2) In = maximaler Gleichstrom bei 40 °C

3) Rmax = Re0 = maximaler Gleichstromwiderstand bei 20 °C
RtA = R20- (0,92 + 0,004 Ta) = maximaler Gleichstromwiderstand bei Ta
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Drosseln fur Netzanwendungen

UKW-Drosseln

Bauformen und Anwendung

UKW-Drosseln dienen zur Entstérung von Kleingeréaten aller Art, ferner zur Sperrung von Hoch-
frequenz und zur Entkopplung in Nachrichten-, Fernseh- und Rundfunkgeraten.

Die Serienschaltung von Drosseln verschiedener Eigenfrequenzen ist wegen der Ausbildung
stérender Serienresonanz nicht zu empfehlen, da in dem Bereich zwischen den beiden Eigen-
frequenzen die eine Drossel einen induktiven, die andere einen kapazitiven Scheinwiderstand auf-
weist.

Folgende Ausflihrungsformen sind lieferbar:

— UKW-Drosseln mit Ferrit- bzw. Karbonyleisen-Kern mit beidseitig axialen Anschludréhten und Isolierumhdil-
lung.

— UKW-Drosseln mit 6-Loch-Ferrit-Kernen mit beidseitig axialen Anschlu3drahten nicht umhdllt oder mit Isolierum-
hillung

Diese Bauform wird bevorzugt zur breitbandigen Entstérung von elektrischen Maschinen und
Geraten im HF- und VHF-Bereich und zur Verminderung der Storstrahlung von Rundfunk- und
Fernsehempfangern eingesetzt. Der magnetisch geschlossene Kern, dessen Vorteil in einem
geringen aul3eren Streufeld liegt bedingt eine erhdhte Abhéngigkeit der Induktivitdt der Drossel
von der Strombelastung.

Beim Einbau von UKW-Drosseln ist generell zu beachten:

Zum Abbiegen der Anschlul3drahte ist darauf zu achten, dal3 die Biegestelle mindestens 3 mm
von der Stirnseite des Drosselkerns entfernt liegt, und hierbei die Anwicklung mechanisch nicht
belastet wird.
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Drosseln fur Netzanwendungen

UKW-Drosseln

Technische Daten

Prifspannung 2500 V~, 1 min. (Spannungsfestigkeit der Isolierung)
Induktivitatstoleranz +20 %
IEC-Klimakategorie 55/125/56
DIN-Anwendungsklasse FKF (- 55 bis + 125 °C, Feuchteklasse F)
Kennzeichnung Klartext
Is $SB0087-Q
Strombelastbarkeit  — 12
In Abh&ngigkeit N s
von der Umgebungstemperatur Ta I, 0
08

0k

T
\

0 20 40 60 80 100 120 140°C

— )
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Drosseln fur Netzanwendungen B82111-E-C

UKW-Drosseln Nennspannung 500 V~
mit Ferritkern Nennstrom 0,1 bis 6 A

UKW-Drossel, mit einlagiger Wicklung auf Zylinderkern aus Ferrit mit axialen Anschluf3drahten
und Isolierumhullung.

Die Drosseln werden gegurtet auf achteckigen Rollen mit Eckmal 325 mm geliefert (siehe auch
Seite 310).

Beim Abbiegen der Anschluf3drahte ist darauf zu achten, dal3 die Biegestelle mindestens 3 mm
von der Stirnseite des Drosselkerns entfernt liegt, und hierbei die Anwicklung mechanisch nicht
belastet wird.

—n

X 2

(=]

e

—un

*g
e el “'f - —_— _‘i o — —.-—-—-—‘T—-x
e S— — = ::‘.g

L — *

~=—27 4max-»— 9205 hemt—

SSB0088s-Y

%) Toleranz iber 10 Schritte * 2mm

Technische Daten

Nenninduktivitat 7 bis 1200 pH
Melfrequenz 1 MHz fur L < 10 uH
100 kHz ftr L > 10 pH bis L = 1000 pH
10 kHz fur L > 1000 pH

Nennstrom bezogen auf 60 °C Umgebungstemperatur
Gleichstromwiderstand gemessen bei 20 °C
Prufspannung 2500 V~, 1 min. (Spannungsfestigkeit der Isolierung)
Induktivitatstoleranz +20 %
IEC-Klimakategorie 55/125/56
DIN-Anwendungsklasse FKF (- 55 bis + 125 °C, Feuchteklasse F)
Kennzeichnung Klartext
Prifzeichen

565-2
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B82111-E-C

Bauformen
Nenn- Nenn- Kalt- Erste Gewicht | Abmes- | VE Bestell-Nr.
strom induktivitdt | widerstand | Resonanz- sung

bei+20°C | frequenz

Richtwert Richtwert Ohnax
A uH m MHz =g mm
0,1 1200 34000 16 2,2 6,0 1200 B82111-E-C29 S|
0,2 680 14000 19 2,2 6,0 1200 B82111-E-C28 8
0,3 470 6500 25 2,3 6,0 1200 B82111-E-C27 H
0,5 220 2600 32 2,3 6,5 1200 B82111-E-C26 8
1 100 650 55 2,5 6,5 1200 B82111-E-C25 g
1,5 56 300 70 2,7 6,5 1200 B82111-E-C24 g
2 40 180 90 3,0 7,0 1200

B82111-E-C23 8

3 22 70 110 3,3 7,0 1000
4 12 40 140 35 75 1000 | Bs2ll-EC2 H
6 7 20 180 36 75 1000 B82111-E-C21  H

Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit
von der Frequenz f (Richtwerte)

o B82111-E-C
M - SSB0089-7
29 /
z 28
. 27 /
100k 26 7//{./
26 N I
2AAS A
// /79, / )y /}
A S
10k 5 Y. R A AW\ AV
77 7 \
Y
f/ Y a v
///// //Q 23
1k// / , / ”K ;w
. AV 4 A 22r
VD&% 2 -
iR
w00 AL L
1 10 100MHz 1GHz

—f
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Drosseln fur Netzanwendungen B82111-B-C

UKW-Drosseln Nennspannung 500 V-~
Nennstrom 2bis10 A

UKW-Drossel, mit einlagiger Wicklung auf Zylinderkern aus Ferrit mit axialen Anschluf3drahten
und Isolierumhullung.

Prifzeichen

565-2

Bauform B82111-B-C mit Ferritkern

102 S —
N ————— = = — *6\‘

l15

[2_3 =1 SSB0090-A
*) max.
Bauformen
Nenn- | Nenn- | Kalt- Erste Ge- | Abmessungen VE | Bestell-Nr.
strom | induk- | widerstand | Resonanz- | wicht

tivitat | bei +20°C | frequenz h k i} o2
Richtwert Richtwert

A uH mQ MHz =g mm |mm |mm | mm B82111-
2 17 63 100 3,0 183 |24 |70 |045 |200 |-B-Cc14H
3 8 25 145 3,0 183 |24 |70 |0,63 |200 |-B-C13H
3 13 24 170 35 245 (29 |65 |0,67 |200 |-B-C19H
3 20 54 125 35 245129 (60 |05 |200 |-B-c208
3 25 46 85 6,0 285 |34 (85 |0,63 |200 |-B-Cc248
4 6 17 170 3,0 183 |24 |75 |0,75 [ 200 |-B-C12H
4 11 20 150 6,0 245129 |65 |0,71 | 200 |-B-C188
4 15 24 120 7,0 285 (34 (85 |0,75 200 |-B-C23H
6 4 14 205 4,0 183 |24 |75 |08 [200 |-B-C11H
6 6 10 200 5,0 245 (29 (7,0 |095 |200 |-B-C17H
6 9 12 150 8,0 285 (34 (90 |095 |200 |-B-C22H
9 3 6 220 5,0 245 (29 (75 |12 |200 |-B-C16H
10 5 5 175 100 |285 |34 |95 |13 |150 |-B-Cc2183
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B82111-B-C

UKW-Drosseln

Scheinwiderstand Z in Abhéangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)

B82111-B-C
1&'( SSB0092-R
7 1 I\
I 13 \/
2 AN
10k (5 /) \\\
1 /7
/
,/ S/
/ 4
Tk ///
,/ A/
100 . 1
10 100MHz 1GHz
4»{
B82111-B-C
Q SSB0093-Z
1™
z
24
100k - A A
BINYY
) \QQ\
10k 21K\ §\\
VAVAN' AR N
// ) / \
////// |
/
,/ -
100 [
10 100 MHz 1GHz
o f
140

Q
™

100k

10k

1k

100

B82111-B-C
‘ SSB0091-1
20 A
19 /)
7 7AW
8 \/,//
17 // / /\\\
i(/ A/ // N
16 yavi
A
/A/ i // e
= A B
P 1
10 “oomnz 1GHz
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Drosseln fur Netzanwendungen B82131

... B82134
UKW-Drosseln Nennspannung 500 V~
mit Karbonyleisenkern Nennstrom 0,15 bis 6 A

UKW-Drossel, mit einlagiger Wicklung auf Zylinderkern aus Karbonyleisen mit axialen Anschluf3-
dréhten und Isolierumhdallung.

Die Drosseln werden gegurtet auf Rollen mit 0 360 mm geliefert (siehe auch Seite 310).

ff——————————— 73_1 -

-

*)

*)

10£05+10+£0,5

1N
|
I
l
J

!

1
—»—1,4
max

— K max —» —] 9£0,5 ft—
SSB0094-8

) Toleranz Gber 10 Schritte + 2mm

Technische Daten

Nenninduktivitat 1 bis 420 uH
Melfrequenz 1 MHz fur L < 10 uH
100 kHz fir L > 10 pH

Nennstrom bezogen auf 60 “C Umgebungstemperatur
Gleichstromwiderstand gemessen bei 20 °C
Prufspannung 2500 V~, 1 min. (Spannungsfestigkeit der Isolierung)
Induktivitatstoleranz +20 %
IEC-Klimakategorie 55/125/56
DIN-Anwendungsklasse FKF (= 55 bis + 125 °C, Feuchteklasse F)
Kennzeichnung Klartext
Prufzeichen

565-2
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B82131

... B82134

Bauformen

Nenn- | Nenn- | Kalt- Erste Ge- | Abmessungen Bestell-Nr.

strom | induk- | widerstand | Resonanz- | wicht
tivitat bei + 20 °C frequenz Onax | fnax Kmax Emin

Richtwert Richtwert

A uH mQ MHz =g mm |[mm |mm | mm

015 |80 11000 22 08 |5 14 | 154 | 17,5 | B82131-A5151-M g
160 17000 20 09 |55 |19 |204 |225 | B82132-A5151-M g
350 21000 11 23 |75 |24 |254 |275 |B82133-A5151-M [
420 19000 12 26 |75 |29 |304 |325 | B82134-A5151-M g

0,3 40 4100 31 08 |5 14 1154 | 17,5 | B82131-A5301-M g
70 5700 29 09 |55 |19 |204 |225 | B82132-A5301-M g
160 6500 16 22 |15 |24 |254 |275 | B82133-A5301-M g
210 6400 18 28 |75 |29 |304 |325 | B82134-A5301-M 3

04 27 2000 40 08 |5 141154 17,5 | B82131-A5401-M g
50 3000 37 10 |55 |19 1204 [225 | B82132-A5401-M g
130 4800 18 28 |75 |24 254 |275 | B82133-A5401-M g
150 3500 18 2,8 75 |29 30,4 | 32,5 | B82134-A5401-M S|

0,7 14 760 53 08 |5 141154 1 17,5 | B82131-A5701-M g
23 730 55 10 |55 |19 204 [225 | Bg2132-A5701-M g
55 1200 26 24 |75 |24 1254 215 | BB2133-A5701-M g
60 770 34 30 |75 29 [304 |325 | Bg2134-A5701-M [

15 6 190 84 08 |5 141154 17,5 | B82131-A5152-M
8 160 90 11 155 119 1204 1225 | Bg2132-A5152-M g
25 320 40 25 |15 |24 1254 1215 | Bg2133-A5152-M 3
30 300 44 3,2 75 |29 30,4 | 32,5 | B82134-A5152-M S|

2 3 90 113 08 |5 141154 17,5 | B82131-A5202-M
6 110 108 L1155 119 1204 1225 | Bg2132-A5202-M 3
14 130 57 28 |75 |24 254 215 | Bg2133-A5202-M 3
20 150 59 3,3 75 |29 304 |325 | B82134-A5202-M

3 2 38 147 10 |5 141154 | 175 | B82131-A5302-M
3 35 151 12 |55 |19 204 |225 | Bg2132-A5302-M 'S
10 77 69 29 |75 |24 1254 21,5 | Bg2133-A5302-M g
12 90 75 35 |75 |29 |304 [325 | B82134-A5302-M S|

4 1 14 199 11 |5 141154 17,5 | B82131-A5402-M
2 20 186 14 155 |19 1204 |225 | Bg2132-A5402-M
5 34 87 30 |75 |24 |254 (275 | B82133-A5402-M 8
7 33 94 4,3 75 |29 30,4 | 32,5 | B82134-A5402-M g

6 1 10 243 14 |55 |19 1204 |225 | B82132-A5602-M g
3 19 108 32 |75 |24 |254 (275 | B82133-A5602-M S|

Bauform VE

B82131 2000

B82132 2000

B82133 1000

B82134 1000
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B82131
... B82134

UKW-Drosseln

Scheinwiderstand Z in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)
Die nachfolgenden Scheinwiderstandskurven wurden nach VDE 0565-2 gemessen.

0 B82131-Ab5xxx-M Q B82132-A5xxx-M
SSB0095-G -
M - ] Ir ™ = Ir I SSB0096-P
= S
:882131 0 ; rB82132-
- - A5151-M
100k = _ ) - 100k £ -
S| o )
= - 4 - A5L01-M A
— T ASROT-MG TS A "~ A5701-M 3 /
10k 1= -A5701-M AN 10k = e aiano YA
= A W = A 7
A TN A LT
1k st oVl 1/ / '/ ‘ 1k ‘/” 4‘/, / /M
:{/,/’ ;/ // / 2— ” Ao S
Al alPat sl A A K AS152 M
100 A~ AS152 - M 100 LS a5200-m )
= - A5202-M = =
= c - A5302-M poabs ~A5302-M
~ A — N
7 S AeiosmM L Pz~ -A5402- M
rd ] ey ~-A5602-M
10 R 10
= i =
1 | 1
1 10 100MHz 1GHz 1 10 100MHz 1GHz
g f —_—— f
, B82133-AB00cM B82134-A5xxx-M
Q ;
1™ SSB0097-X 1™ — { } = SSB0098-6
= =T 11 |
= 1 "B82134 - N
100k = VB 100k £~ Ao A
Z = ; I Z £ BN 3
— AVAVATL'Y — 1/
10k / /YW o/ /AN
= 1A y \ 10k = 77 1
= N \\ = 22N 777 ¥
7// Ps A / \ ;,4/ /4 //
A f
1k & L / 4 1« Bl i
= 5 B82133 - A5151-M1 = LN pe701 M
A T~ AS301-M]] Paatast _AB152-M
~ - A5401-MT 2 - -
100 e TN A>L01-M] 100 A SN _A5202-M
> s - A5701-M] =
2 N - A5152 -M| f -A5302-M
" - A5202-M| - ~A5L02-M
10 = L1 ~ A5302-M} 10 =
= - A5402-M]] —
— LD - A5602-M|] —
1 | IR 1
1 10 100MHz 1GHz 1 10 100MHz 1GHz
———e—t e

Siemens Matsushita Components 143



Drosseln fur Netzanwendungen B82114

UKW-Drosseln Nennspannung 500 V~1)
mit runden Sechsloch-Ferrit-Kernen Nennstrom max. 1A

UKW-Drosseln aus einem Ferritkern mit 6 axialen Bohrungen, durch die die Wicklung gefuhrt ist,
mit und ohne Isolierumhullung. Die Auswahl des Kernmaterials wurde so getroffen, daf3 in dem
interessierenden Frequenzbereich zwischen 50 und 200 MHz jeweils hochste Scheinwiderstande
erreicht werden. Um Windungsschlisse auszuschlie3en, ist Giber die mittlere Schlaufe ein Isolier-
schlauch geschoben.

Bauform B82114-R-A ... B (ohne Isolierumhullung)
~=—15max —=

*) D7 SN
gy == =——x. " ''''' = *)
e 4,5 _1) ——st=a—-10_q5—w—t=a— 45 _1g

SSB0080-3

*) Isolierschlauch
Drahtdurchmesser 0,5 *0.15 mm (verzinnt)

Anwendung: z.B. zur breitbandigen Entstérung von elektrischen Maschinen und Geraten im HF-
und VHF-Bereich, und zur Verminderung der Storstrahlung von Rundfunk- und Fernsehempfan-
gern.

Technische Daten

Prufspannung 2500 V~, 1 min. (nur bei isolierter Bauform)
Nennstrom max. 1 A
Gewicht =1,39
Vorschriften Die Entstordrosseln entsprechen den Bestimmungen nach

VDE 0565-2
Prufzeichen

565-2
Ausfiihrung Ohne Umhiillung mit Isolierumhiillung
|EC-Klimakategorie 55/120/21 25/080/21
DIN-Anwendungsklasse FZF HQF

-55his +120 °C -25his+80°C
Feuchteklasse F

1) nur bei Bauform mit Isolierumhullung
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B82114

UKW-Drosseln

Bauformen

Resonanz- Schein- Kennfarbe Windungszahl | Bestell-Nr.

frequenz widerstand Z

k bei &k VE 500 VE 500

MHz nicht isoliert isoliert

60 900 braun 95 B82114-R-A4 B | B82114-R-C4
100 800 griin ' B82114-R-Al A | B82114-R-C1

Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit
von der Frequenz f
Iv: Vormagnetisierungs-Gleichstrom

B82114-R

SSB0557-7

N

/AR

//

-A1/-C1(1,=250mA
-AL[-CL(I,=50mA)

N

100 7 7

/

10

/ /
/ /
/

100kHz

1

10 100MHz

— = f
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Allgemeine technische Angaben

Stabkerndrosseln werden zur Bedampfung sowohl von symmetrischen als auch unsym-
metrischen Stérspannungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine weitgehende Unabhangig-
keit der Induktivitat von der Betriebsstromvormagnetisierung aus. Die geringe Eigenkapazitat der
Wicklungen wird erreicht durch eine in Kammern unterteilte Runddrahtwicklung bzw. durch eine
einlagige Hochkantwicklung.

Stabkerndrosseln sind zum Uberwiegenden Teil mit einem Kern aus FeSi-Blechen aufgebaut. Als
Wicklungstrager wird ein Spulenkérper aus Kunststoff eingesetzt.

Entsprechend der Anzahl ihrer Wicklungen sind die Drosseln als Einfach- oder Zweifachdrosseln
ausgelegt, wobei die Anschlisse teils frei herausgefihrt und teils mit Anschluf3elementen ver-
sehen sind. Fur die Montage der Drosseln sind einfache Befestigungsmdéglichkeiten vorgesehen.
Es stehen fur den Einbau in gedruckte Schaltungen auch Bauformen in vergossener Ausfuhrung
mit AnschluR3stiften im Rastermal3 zur Verfigung.

Technische Daten

Vorschriften Die Drosseln entsprechen der Bestimmung VDE 0565-2.

Unvergossene Drosseln

40/110/21

Ausnahmen: B82503-U-A (40/125/56)
B82523-T-A (40/125/56)

GLF (- 40 bis + 110 °C, Feuchteklasse F)

Ausnahmen: B82503-U-A (GKC)
B82523-T-A (GKC)
(— 40 bis + 125 °C, Feuchteklasse C)

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

Vergossene Drosseln

IEC-Klimakategorie 40/125/56

DIN-Anwendungsklasse
Nenninduktivitat

Induktivitatstoleranz
Gleichstromwiderstand
Nennspannung

Prufspannung

Nennstrom

146

GKC (- 40 bis + 125 °C, Feuchteklasse C)

gemessen nach VDE 0565-2 bei 160 kHz fur L=1 mH
bei 16 kHz fur L > 1 mH

+20 %
Richtwerte, gemessen nach VDE 0565-2 bei 20 °C
Die jeweils genannte Nennspannung ist die Isolierspannung,
die zwischen den beiden Wicklungen oder zwischen einer
Wicklung und den bertihrbaren Metallteilen betriebsmalig
auftritt (VDE 0565-2)
2800 V~, 2 s (Wicklung/Kern

bei Mehrfachdrosseln auch Wicklung/Wicklung)
2800 V~, 2 s (Wicklung/Gehause)

Ausnahme: B82500..., siehe Datenblatt.

je nach Bauform 0,1 A~ bis 700 A—/550 A~ bezogen auf
50 Hz und 40 bzw. 60 °C Raumtemperatur.
Betriebsstrom bei 400 Hz: siehe Datenblatter
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

14 SSB0102-3
Zulassiger Betriebsstrom Is ‘
in Abhangigkeit I
von der Umgebungstemperatur Ta I. 12 \\
N N
AN
10 NN
NN
AN
0,8 \
1N\ 2
0,6 \

04
\

0 |
0 20 4O 60 80 100 120°C140

———T:A

Kurve 1
Drossel, unvergossene Ausfiihrung (Nennstrom auf 7a = 40 °C bezogen)

Kurve 2
Drossel, vergossene Ausfiihrung (Nennstrom auf 7a = 60 °C bezogen)
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Kennzeichnung der Anschlisse und Schaltungen der Drosseln
1 4 Einfachdrossel

T—/VVY\—T

Zweifachdrossel

! Netz : . " . .
T_/v—v—:_z: ———— wirksam fur unsymmetrische Stérspannung
1 und 3 mit dem Netz,
é Verbraucher

2 und 4 mit dem Verbraucher verbinden
4 SSB0381-U

Netz Zweifachdrossel
2003 wirksam fir symmetrische Stérspannung
|| X< 2 und 3 mit dem Netz,
1 und 4 mit dem Verbraucher verbinden
Verbraucher
2003 Zweifachdrossel
—_— = — (bei Verwendung als Einfachdrossel)
2 und 3 kurz miteinander verbinden,
Zwischen 1 und 4 liegt dann ca. das 3fache
1 L sseossz-3  der Induktivitat der Einzelwicklung
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Bauform-Ubersicht <Einfachdrosseln>

Nennstrom Nennspannung Nennspannung Nennspannung Nennspannung
250V 500 V~/600 V- 400 V~/450 V- 500 V~/500 V-
A~ B82500- B82502- B82503- B82504-
50 Hz vergossen
0,2 -C-A2 -W-C2
3,9/20 82/45
0,5 -C-A5 -W-C5 -U-A5
0,82/2,5 15/8,5 47/10
1 -C-A8 -W-C8 -U-A8 -W-Al
0,33/0,7 3,3/1,9 15/2,7 27/5,25
2 -C-A10 -W-C10 -U-A10 -W-A2
0,12/0,2 0,68/0,55 3,3/0,7 7,5/1,3
Z -U-Al12 -W-A3
0,68/0,2 2,0/0,33
b -U-A13 -W-Ad
0,33/0,1 0,6/0,15
10 -U-A14 -W-A5
0,1/0,03 0,2/0,054
16 -W-AG
0,14/0,024
25 -W-AT7
0,065/0,009
35
66
#5
160-A
125 A~
250 A=
200 A~
270 A=
230 A~
350 A-
275 A~
700 A-
550 A~

Fortsetzung siehe Seite 150

B82502-W-C2 «——— Bauform
82/45

T T Gleichstromwiderstand in Q
Nenninduktivitat in mH

In dieser Tabelle bedeuten z. B.:
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln (Fortsetzung)

Bauform-Ubersicht <Einfachdrosseln>

Nennstrom Nennspannung Nennspannung

500 V~/500 V- 750 V~/900 V-
A~ B82505- B82506- B82507- B82508- B82510-
50 Hz
0,2
0,5
1
2
4 -W-A2

5,6/0,48
§ -W-A3 -W-A3

2,2/0,22 5,0/0,35
10 -W-A4 -W-Ad

1,2/0,075 2,5/0,125
16 -W-A5 -W-AS

0,33/0,035 1,5/0,045
25 -W-AG -W-AG -B-A3

0,15/0,015 0,5/0,02 1,4/0,03
35 -B-A4

0,55/0,016

40 -W-AT7 “W-AT

0,056/0,006 0,2/0,008
60 -W-AS -B-A5 -B-A3

0,08/0,0035 0,2/0,007 0,87/0,010
75 -B-B6 -B-B4
0,08/0,002 0,3/0,004

125 A~ 0,08/0,001
200 A~ 0,12/0,001
270-A B-B7
230 A~ 0,03/0,0004
350-A A-B2
275 A~ 0,07/0,0005
700.A A-B3
550 A~ 0,016/0,00015

In dieser Tabelle bedeuten z. B.:

150

B82505-W-A2 «——— Bauform

5,6/0,48

T 1

Gleichstromwiderstand in Q
Nenninduktivitat in mH
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln
Bauform-Ubersicht <Zweifachdrosseln>

Nenn- | Nenn- Nennspannung Nennspannung
strom | spannung
500 V~/ 400 V~/440 V- 500 V~/500 V-
600 V-
A~ B82522- B82522- B82523- B82524- B82525- B82526- B82527-
50 Hz | vergossen
01 -V-C1 -C-Al
68/50 64/50
0,2 -V-C2 -C-A2
33/25 23/16
0,3 -V-C3
12/12
0,5 -V-C5 -C-A5 -T-A5
5,6/4,5 4,7/3,2 15/5
1 -V-C8 -C-A8 -T-A8
1,21 1,25/0,8 3,9/1,4
2 -V-C10 -C-A10 -T-A10 -V-A2
0,33/0,3 0,32/0,3 1,2/0,4 3/0,68
4 -T-A12 -V-A3 -V-A2
0,22/0,1 0,45/0,175 1,8/0,24
6 -C-A13 -T-A13 -V-A4 -V-A3 -V-A3
0,03/0,03 0,082/0,05 | 0,2/0,08 0,56/0,11 1,7/0,175
10 -C-Al4 -T-Al4 -V-A5 -V-Ad -V-Ad
0,018/0,012 | 0,033/0,02 | 0,065/0,028 | 0,22/0,035 0,65/0,063
16 -V-A6 -V-A5 -V-A5
0,045/0,012 | 0,1/0,017 0,32/0,025
25 -V-A7 -V-A6 -V-A6 -A-A3
0,02/0,0045 | 0,039/0,007 |0,15/0,01 0,3/0,014
35 -A-Ad
0,18/0,008
40 -V-A7 -V-A7
0,015/0,003 | 0,06/0,004
60 -V-A8 -A-A5
0,025/0,0018 | 0,085/0,003
75 -A-B6
0,028/0,001

In dieser Tabelle bedeuten z. B.:

B82505-C-Al <— Bauform

64/50

T r Gleichstromwiderstand in Q je Wicklung

Siemens Matsushita Components
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)

B82500-C-
Q
M i SSB0136-M
‘AZ
z i AS
100k / AD
| 11§ A10
o
10k y 4 [/1/\:\
/ /
/ / \
VAW VAL
1k // /
7
yARRIVAWA
/ a4
S
100 dvan
10 100kHz 1 10 100MHz
— f
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Q
100k A 2 SSB0106-1
/ \(
Z
T /// / \\\ /5
8
10k / // )< AN
/ /- N 10
/|
{ 4 \
AL/ AR\
/ 13
/, // \
\
// // \
0o LA A
)4
7
10 4
10 100kHz 1 10 100MHz

of
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Scheinwiderstand Z in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)

B82503-U- B82504-W-
Q SSB0107-9 Q $SB0108-H
100k ; .
N s 0tk .
/ -AB | N\ =A1
z /) -A10, | i / NQU-A2
\ J \
// W a2 T /1IN A3
10k y 4 y AR\ ‘ i-A'B M 10k yd 7 X
7 4 ¥ y AR NN AST
yAany A A N -Alh ||, )4 // ZE N\ jput
/ / / ,/,/ | (\( /// / ) >N
A A A\ e /// 3
/ // / . /,/ 1/ 4/ - 7
/ /// /,/ i P ) B
1 4 v
// » :/ A L //f /// d
v Lo /1
100 /// - 100 // /
yAVAREY4 P
// A f
// /| //
v f |
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- —f
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1320'( SSB0109-Q 1(§20k i - SSBOHOTT
Z N ] 1 N N jl:
§ a2 | 1] -a3 [ ][ A B A3 || Ak []las T
/N [ -A6 |||
10k yAmy N -AS 10k - L
A Z ,, H
) )4 ) P -A7 7
/ // / A /;AB ;
/7 N\
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—f —f
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Scheinwiderstand Z in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)

B82507-B- B82508-B-
1(%'( ‘ SSB0556-R 1(?0}( SSBO1M12-A
‘ -A3 | ||| -Ak ¢ -A3 -Bh

r i
10k }’ / | 10k >'\ -
VAWARD |\ BTSN -B6 T
/Y / A\ \ / é?
AN 4N)'sS
1k Vil \ 1K yaly
/ y4D’4
"4 f /’ I/ // r/,
/ / // pd d
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7 7 7
// 4 // 4 //
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T
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5
10k 10k —-/ A\
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Scheinwiderstand Z in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)

B82523-T- B82524-V-
1(?0}( SSBoONs-Z .K%k SSBO116-8
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z A | | e AIESIIEY
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stabkerndrosseln

Scheinwiderstand Z in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)

B82526-V- B82527-A-
1320'( SSB0119-X 1320'( SSB0118-P
4 V4
T -A3| -AL| | ||-AS 1 -A3
10K al ar 10K G iyyss:
) / o
A A6 [
pa T A R\ AS
// / / AT— /
1k 7 1k 7
,1 / / d v /| r
AN A A |ne SN0 LA |BS
A T A
0 =LA . 100 A
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/ /A’ Ve / A //
/ /A / d /
w A LA
10 100kHz 1 10 100MHz 104 00kHZ 1 0 100MHz
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Drosseln fur Netzanwendungen B82500

Stabkern-Einfachdrosseln Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,2 bis 2 A

Zylindrische Drosselkdrper aus Ferritmaterial mit Wicklung und Schrumpfschlauchumhdallung. Der
besonders kapazitatsarme Drosselaufbau garantiert ausgezeichnete HF-Eigenschaften.

10 max

l————— 86t 1— -
| — zj%r
f

<—25_1————-

re——32_,——® SSB0120-1

Technische Daten

zuldssige Gleichspannung 250 V-

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Umgebungstemperatur.
Spannungsfestigkeit Prufspannung 1500 V~, 1 Min.

der Isolierung

Gewicht =79

Prifzeichen beantragt VDE 0565-2

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen
Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

(Richtwert)
A VE 100
0,2 3,9mH 20 B82500-C-A2 S|
0,5 820 uH 2,5 B82500-C-A5 S|
1,0 330 uH 0,6 B82500-C-A8 S|
2,0 120 uH 0,15 B82500-C-A10
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Drosseln fur Netzanwendungen B82502-W-C

Stabkern-Einfachdrosseln Nennspannung 500 V~
Nennstrom 0,2 bis2 A

Drosseln eingebaut in rechteckige Kunststoffgehduse, mit Giel3harz vergossen. Anschluf3stifte im
Rastermal.

Drosselanschlufl

-
i \+ Y
it el
e 50_¢5

-l12,5’°'5~—

, T
J| 008 ‘
42,5807 «J 15%02

i
s

SSB0121-9
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 600 V-
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur
zuldssiger Betriebsstrom 0,75 - In
bei 400 Hz
Gewicht =40¢g

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen
Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)
A VE 100
0,2 82 mH 45 B82502-W-C2
0,5 15mH 8,5 B82502-W-C5
1 3,3mH 19 B82502-W-C8 S|
2 680 uH 0,55 B82502-W-C10
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82503

Stabkern-Einfachdrosseln

—{ §540,2 fum—

Nennspannung

400 V~

Nennstrom 0,5 bis 10 A

|
I
|
|
1

w17 5:+0,2 —m]
HERRE:
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, 0402 ——

let——2G G102
lea———33+05
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het——23+0,2 —wi

(-—————————— 5120,2 —————

lt——————— G8+05

Technische Daten

zulassige Gleichspannung
Nennstrom

zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz
Lagertemperatur

Gewicht

Prifzeichen

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

SSB0565-Q

450 V-

bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur

0,75 - In
bis — 55 °C
=70 bis 90 g

565-2

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)

A VE 50

0,5 47 mH 10 B82503-U-A5 S|

1 15 mH 2,7 B82503-U-A8 S|

2 3,3mH 0,7 B82503-U-A10 S|

4 680 puH 0,2 B82503-U-Al12 S|

6 330 pH 0,1 B82503-U-A13 B

10 100 pH 0,03
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82504

Stabkern-Einfachdrosseln

Nennspannung 500 V~

Nennstrom

Drosseln, eingebaut in rechteckige Kunststoffgehéuse, mit Giel3harz vergossen.

M4
r"“'ﬂ Cr T
U L
i
¢
Rl
36 |
(7 | ) ?
© 2|
; S B
£ £
A - 2N | T
- X
re———— (802
ra——————————————78max: SSB0587-L
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 600 V-

Nennstrom

Bild 1

&

1bis 25 A

Bauform mit Klemmbugeln

Bild 2

2

Bauform mit Federscheiben

bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur

zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,6 - In

Lagertemperatur

bis — 55 °C

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Gewicht Bestell-Nr. Bild
(Richtwert)

A =Q VE 30

1 27 mH 5,25 170 B82504-W-Al 1

2 7,5 mH 1,3 170 B82504-W-A2

4 2,0mH 0,33 180 B82504-W-A3

6 600 pH 0,15 180 B82504-W-Ad

10 200 pH 0,054 180 B82504-W-A5

16 140 pH 0,024 200 B82504-W-A6 2

25 65 pH 0,009 230 B82504-W-A7
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Drosseln fur Netzanwendungen B82505

Stabkern-Einfachdrosseln Nennspannung 500 V~

Nennstrom 4 bis 40 A

Drosseln, eingebaut in rechteckige Kunststoffgehéuse, mit Giel3harz vergossen.

M5
= 2
i
-
—>¢a5<—

L (& )
e o

L@ eloy-

! 97+02 =.J
M max.
SSBO124-Y
B82505

Technische Daten
zulassige Gleichspannung 600 V-
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur
zul&ssiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,6 - In
Gewicht =600(g

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)

A m VE 10

4 5,6 mH 480 B82505-W-A2

6 2,2 mH 220 B82505-W-A3

10 1,2 mH 75 B82505-W-A4

16 330 uH 35 B82505-W-A5

25 150 uH 15 B82505-W-A6

40 56 uH 6 B82505-W-A7
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Drosseln fur Netzanwendungen B82506

Stabkern-Einfachdrosseln Nennspannung 500 V~
Nennstrom 6 bis 60 A

Drosseln, eingebaut in rechteckige Kunststoffgehéuse, mit Giel3harz vergossen.

M6

: &

: :

i~ |
H12% m

48 ||l }

295 | L.

f Dl @
E S
A >
e
| 128403 -
142,5max. -
SSB0101-U

Technische Daten

zulassige Gleichspannung 600 V-

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur
zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,45 - In

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Gewicht Bestell-Nr.
(Richtwert)

A m =g VE5

6 5,0 mH 350 880 B82506-W-A3

10 2,5 mH 125 1030 B82506-W-A4

16 1,5 mH 50 1220 B82506-W-A5

25 500 pH 20 1220 B82506-W-A6

40 200 uH 8 1250 B82506-W-A7

60 80 uH 3,5 1250 B82506-W-A8
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82507

Stabkern-Einfachdrosseln

Nennspannung 500 V~
Nennstrom 25 bis 75 A

Drosseln mit Hochkantwicklung aus Flachkupferband

17 fea—
e
=~y ‘ M6x18

EHTT:} ?EE O
h hal e
H |

ST ] =

| \ | = A
A AV A I ==

| 1 8 3] <

' I ¢ I JL 8'0‘

et I o

I ' !

b 18121 -] Lo |22 f
~ 196" ———————————= 33:0,4 teet
1)max. g71)

SSB0O700-N
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 600 V-
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur
zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,4 - In
Gewicht = 2,5 kg

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)

A m VE 2

25 1,4 mH 30 B82507-B-A3

35 550 uH 16 B82507-B-A4

60 200 pH 7 B82507-B-A5

75 80 uH 2 B82507-B-B6
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Drosseln fur Netzanwendungen B82508
Stabkern-Einfachdrosseln Nennspannung 500 V~
Nennstrom 60 bis 230 A~
60 bis 270 A—
25
_.1 !_;MBXZS
AflHk dHA .
HIIHF i d
gl i\ ~ N
HHH Y= 1 \NELNY
1 -] I
| | :m T
B AT | U — | T T Rl
| | v S
| | L 2y
L L_,I
'. T !
- " 4 o5 | | |
261" —=l 50:04 -
1)max. ——78,5”——
SSB0703-D
Technische Daten
zuldssige Gleichspannung 600 V-
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur
zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,3 - In

Gewicht

= 6,8 kg

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)

A uH m VE1

60 870 10 B82508-B-A3

75 300 4 B82508-B-B4

160 A-/125 A~ 80 1 B82508-B-B6

270 A-/230 A~ 30 0,4 B82508-B-B7
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Drosseln fur Netzanwendungen B82510

Stabkern-Einfachdrosseln Nennspannung 750 V~
Nennstrom 200 bis 550 A~

250 bis 700 A—

Drosseln mit Wicklungen aus mit Glasgarn umsponnenen Pref3seil (Cu-Litze rechteckig geformt).

355 —pe30 =

=160

e 385+ 495
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415

SSB0128-W
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 900 V-
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen
Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Gewicht  Bestell-Nr.
(Richtwert)

uH m = kg VE1
250 A- 120 1 18,5 B82510-A-B1
200 A~
350 A- 70 10,5 19 B82510-A-B2
275 A~
700 A- 16 0,15 20 B82510-A-B3
550 A~
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Entstdrdrosseln B82510

Stabkern-Einfachdrosseln

A
SSB0129-5
Zulassiger Betriebsstrom | 800
in Abhangigkeit von der Frequenz f
7 700
T 600 B82510- A-B3
500 (\
N
400 \\
N
N AN
300 |-\ B82510-A-B2 TN
(% Y
) N
N D
7.\-~._§!-§--_
100 ——BB2510-A-Bl — = t~=rdmrrme =
0

50 100 150 200 250 300 350 400 Hz

—f
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Drosseln fur Netzanwendungen B82522-V

Stabkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 500 V~
Nennstrom 0,1bis2A

Drosseln eingebaut in rechteckige Kunststoffgehduse, mit Giel3harz vergossen. Anschluf3stifte im
Rastermal.

1 e L | |
3 Wicklung | : Stifte 1 und 2
NI Wicklung II: Stifte 3 und 4
-2 L4 1
-~ 50-0;5

-—I12,5’°'5 -—

- r -y
*“‘—L; 42,5*012———‘ *l 15292 L

SSB0130-8

Technische Daten

zulassige Gleichspannung 600 V-
Prufspannung 2800 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur

zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,75 - In
Gewicht =409

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A VE 100

0,1 68 mH 50 B82522-V-C1

0,2 33 mH 25 B82522-V-C2

0,3 12 mH 12 B82522-V-C3

0,5 5,6 mH 4,5 B82522-V-C5

1 1,2mH 1 B82522-V-C8 S|
2 330 puH 0,3 B82522-V-C10
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82522-C

Stabkern-Zweifachdrosseln

2 e 42 -
102f==
1 B

47202

525

Technische Daten

zulassige Gleichspannung

Prufspannung
Nennstrom
Gewicht

440 V—
2800 V~, 2 s

137"

!

5
’<—
||

|

— 165"

_4—7,5 +0,2

181)
SSB0131-G

[ —

Nennspannung 400 V~
Nennstrom 0,1 bis 10 A

Anschlul3farbe

1 gelb

2 rot

3 gran

4 schwarz

bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur

=25 bis35¢g

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A VE 100

0,1 64 mH 50 B82522-C-Al

0,2 23 mH 16 B82522-C-A2 S|
0,5 4,7mH 3.2 B82522-C-A5 S|
1 1,25 mH 0,8 B82522-C-A8 S
2 320 pH 03 B82522-C-A10

6 30 pH 0,03 B82522-C-A13

10 18 uH 0,012 B82522-C-Al4

1) max
2) gilt fur Drahtenden
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Drosseln fur Netzanwendungen B82523

Stabkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 400 V~
Nennstrom 0,5 bis 10 A

| @)
'Y T
SN ==~ B
”ﬂ M & Hﬁ I_U ﬂ
* ~-H—]
1_I[I 1
- 9,5‘:0,2}4—
= 7, |
¢ (& 5
R [\ f 0
1 F93 ¢
51+0,2
§8:05 SSB0132-P
Flachstecker A 4,8 x 0,8 DIN 46244 vzn
Technische Daten
zuldssige Gleichspannung 450 V-
Prufspannung 2800 V~,2s
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur
zuldssiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,75 - In
Lagertemperatur bis — 55 °C
Gewicht =70 bis 90 g
Prifzeichen
565-2

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.
Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A Q VE 50

0,5 15mH 5 B82523-T-A5

1 3,9 mH 1,4 B82523-T-A8 S|
2 1,2mH 04 B82523-T-A10 S|
4 220 pH 01 B82523-T-A12 S
6 82 uH 0,05 B82523-T-Al13 B
10 33 uH 0,02 B82523-T-AL4 B
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82524

Stabkern-Zweifachdrosseln

Nennspannung 500 V~
Nennstrom 2 bis25A

Drosseln, eingebaut in rechteckiges Kunststoffgehause, mit GieRharz vergossen.

Bild 1

Bild 2

Bauform mit Klemmbdgeln

Bauform mit Federscheiben

2800 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)

M4
iojyacyas Eg/
o o
1] l
<
“oss]
—={065—
(A | o ) 1
A 5§ PR
|
B8 a8 o
| 68:02
78 max S5B0133- X
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 500 V-
Prufspannung
zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,6 - In
Lagertemperatur bis max. — 55 °C
Gewicht =140 g

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr. Bild
je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A m VE 30

2 3 mH 680 B82524-V-A2 1

4 450 uH 175 B82524-V-A3

6 200 uH 80 B82524-V-Ad

10 65 uH 28 B82524-V-A5

16 45 uH 12 B82524-V-A6 2
25 20 uH 45 B82524-V-A7
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Drosseln fur Netzanwendungen B82525

Stabkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 500 V~

Nennstrom 4 bis 40 A

Drosseln, eingebaut in rechteckiges Kunststoffgehause, mit GieRharz vergossen.

M5

BB g
(N[

43405

|e——51,5+1 ——=f

—! Bl
'

7 A
l @@ 1 @/, O
g |3
S 2 4
o 1@ oo
- 97+02 |
1 max. SSB0134-6
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 500 V-

Prufspannung 2800 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur
zuldssiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,6 - In

Gewicht =600 g

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A m VE 10

4 1,8 mH 240 B82525-V-A2
6 560 pH 110 B82525-V-A3
10 220 pH 35 B82525-V-A4
16 100 pH 17 B82525-V-A5
25 39 uH 7 B82525-V-A6
40 15 yH 3 B82525-V-A7
171 Siemens Matsushita Components



Drosseln fur Netzanwendungen B82526

Stabkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 500 V~

Nennstrom 6 bis 60 A

Drosseln, eingebaut in rechteckiges Kunststoffgehause, mit GieRharz vergossen.

[T
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e 128203 .
142 Smax:
SSB0135-E
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 500 V-
Prifspannung 2800 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur
zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz 0,45 - In
Gewicht =1,1 kg

Weitere Angaben siehe ,Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A mQ VE5

6 1,7mH 175 B82526-V-A3
10 650 pH 63 B82526-V-A4
16 320 uH 25 B82526-V-A5
25 150 pH 10 B82526-V-Ab6
40 60 pH 4 BB82526-V-A7
60 25 pH 1,8 B82526-V-A8
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82527

Stabkern-Zweifachdrosseln

Nennspannung 500 V~
Nennstrom 25 bis 75 A

Drosseln mit Hochkantwicklung aus Flachkupferband.

M6 x18 {17
1 - 2 } 3 4
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lil Ii
: i 655
e 181205 - ol | 2
196" 330, e
et - - 71)—~——
1) max. > SSB0283-5
Technische Daten
zulassige Gleichspannung 500 V-
Prufspannung 2800 V~,2s
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Raumtemperatur

zulassiger Betriebsstrom bei 400 Hz

Gewicht

0,4 -In
= 2,6 kg

Weitere Angaben siehe , Technische Daten Stabkerndrosseln”, Seite 146.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A uH mQ VE 2

25 300 14 B82527-A-A3

35 180 8 B82527-A-Ad

60 85 3 B82527-A-A5

75 28 1 B82527-A-B6
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Drosseln fur Netzanwendungen B82302

Schutzleiterdrosseln

Allgemeine technische Angaben

Bei der Entstorung von elektrischen Geréten ist besonders bei geerdetem Betrieb, d.h. bei An-
schlu® eines Schutzleiters, die Beschaltung nur mit Kondensatoren in vielen Fallen nicht mehr
ausreichend. Man muf3 daher Entstordrosseln in die Netzleitungen einsetzen, um eine aus-
reichende Spannungsteilung zu erreichen.

Diese Entstordrosseln werden bei hoher aufgenommener Leistung des zu entstdrenden Geréates
grof3 und schwer. Bei Handgeraten, z.B. Elektrowerkzeugen bis 1 kW, lassen sie sich nicht mehr
im Gerat unterbringen oder wirden es unhandlich machen.

Eine zweckmalige Losung besteht darin, bei solchen Geraten die beiden Betriebsstrom fiih-
renden Entstordrosseln durch eine einzige Drossel im Schutzleiter zu ersetzen. Bedingung dafir
ist jedoch, dal3 die Sicherheit des Gerates nicht beeintrachtigt wird. Nach VDE 0565-2 mul3 die
Wicklung der Schutzleiterdrossel mindestens den Querschnitt des Schutzleiters haben; auRerdem
mul3 der Spannungsabfall bis zum 4fachen Nennstrom kleiner als 4 V sein. Die Sicherheit gegen
falsche Anwendung und Verwechslung wird dadurch erhdht, dal? nur 4 Leiterquerschnitte und da-
mit 4 verschiedene Stromstarken zugelassen sind.

Nennstrom Leiterquerschnitt
Kupfer

A mm?

16 1,0

20 15

27 2,5

36 4,0

Im Normalbetrieb wird die Schutzleiterdrossel nur vom Ableitstrom durchflossen (= 3,5 mA).
Wegen der dadurch bedingten geringen Vormagnetisierung ist es maglich, geschlossene Kerne
(Ringkerne aus Ferrit) mit hoher Permeabilitdt zu verwenden. Hierdurch erreicht man besonders
kleine Bauformen. Bei Stromen > 3,5 mA beginnt bereits die Sattigung.

Gemal Erlauterungen zu der VDE-Bestimmung 0875 ist zu beachten: Bei Geraten mit Schutz-
leiterdrosseln, die beim Betrieb zufallig mit Erde in Verbindung kommen, ist die Drossel un-
wirksam, weil sie uberbrickt wird.
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Drosseln fur Netzanwendungen B82302

Schutzleiterdrosseln Leiterquerschnitt bis 4 mmz2

Ferrit-Ringkerndrosseln mit einer Wicklung aus Kupferlackdraht, ohne Umhullung.

3&
.3

— (22 [—

10—

SSB0S555-1
1) max.
2) min.
Bauform o 07 h
B82302-A-A2 45 10 20
B82302-A-A3 42 12 18
B82302-A-A4 44 10 20
B82302-A-A5 22 5 18
Technische Daten
Obere Grenztemperatur +100°C
Vorschriften Die Drosseln entsprechen den Bestimmungen

nach VDE 0565-2

Priifzeichen

565-2

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Leiterquerschnitt Gewicht Bestell-Nr.

A mH mm? =g VE 50

16 12 1 20 B82302-A-A5 8
20 4,3 15 60 B82302-A-A3 8
27 16 2,5 65 B82302-A-A2

36 16 4 75 B82302-A-A4

175 Siemens Matsushita Components



Drosseln fur Netzanwendungen

Ringkerndrosseln mit Pulverkern

Allgemeine technische Angaben

Magnetfeld,
im Kern vom

Betriebsstrom Betriebsstrom erzeugt

Kern

Stromdurch-

flossene @ Stérer
Wicklung

Netz B>

Magnetfeld,
im Kern vom
Storstrom erzeugt

Gegentakt-Storstrom
Symmetrische
Storung SSB0246-1

Bild: Aufbau einer Ringkerndrossel mit Pulverkern

Ringkerndrosseln mit Pulverkern werden primar zur Bedampfung symmetrisch sich ausbreitender
Stérspannungen und -strome (differential mode) eingesetzt, wenn die Beschaltung mit X-Konden-
satoren nicht wirksam, nicht ausreichend oder nicht erwinscht ist.

Einfachdrosseln mit Pulverkern bedampfen alle HF-Stérungen, die tUber die beschaltete Leitung
flieRen.

Bei Zweifachdrosseln wirkt auf symmetrische Stérungen aufgrund der Reihenschaltung der
beiden Wicklungen in der Praxis etwa das 3,5-fache der Nenninduktivitat.

Daneben werden auch unsymmetrische Stoérungen durch Zweifachdrosseln mit Pulverkern
bedampft; es wirkt maximal die halbe Nenninduktivitat einer Wicklung. Die Nenninduktivitat ist —
wie bei Stabkerndrosseln — nur wenig von der Magnetisierung durch den Betriebsstrom abhangig.
Wegen des geschlossenen Kerns ist das Streufeld aber wesentlich geringer als das einer ent-
sprechenden Stabkerndrossel.
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Drosseln fur Netzanwendungen

Ringkerndrosseln mit Pulverkern

Technische Daten

Vorschriften Die Entstordrosseln entsprechen den Bestimmungen nach
VDE 0565-2 und IEC 938

IEC-Klimakategorie 40/125/56

DIN-Anwendungsklasse GKC (- 40 bis + 125 °C, Feuchteklasse C)

Nenninduktivitat gemessen nach VDE 0565-2

bei 20 °C und 160 kHz fur=1 mH

und 16 kHz fur > 1 mH
bei Messung nach IEC 938?) ergeben sich
geringfiigige Abweichungen

Induktivitatstoleranz +30 %

Induktivitatsabfall < 20 % bei Gleichstromvorbelastung mit In
Gleichstromwiderstand Richtwerte, gemessen bei 20 °C
Prufspannung nach VDE 0565-2 und IEC 938
Thermische Eigenschaften Erwarmungsmessung nach VDE 0565-2
Umgebungstemperatur 40°C

Ubertemperatur der Wicklungen <75 °C

Maximal zulassige

Temperatur der Wicklungen 115°C
Zulassiger Betriebsstrom ls 14 2300%90-L
in Abhangigkeit [
von der Umgebungstemperatur Ta _[:_ 12

1,0

0,8 \\

0,6

0,4

0,2 \

0

0 20 40 60 80 100 120 140°C

— — T

1) Ta=20°C, MeRstrom 0,1 mA A
MeRfrequenz 100 kHz fir L <1 mH
10 kHz fur L>1 mH
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Drosseln fur Netzanwendungen B82602

Ringkern-Einfachdrosseln mit Pulverkern Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,2 bis 2 A

Ringkerndrosseln mit Pulverkern, in Kunststoffbecher eingegossen, Becher und Vergul3 flamm-
hemmend nach UL 94 V-0. Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermal3.

— |‘ 204

762402
oot

| S————————

8- -

<—-27'9l¢10,2—q

90,38
|
|
|
|
-———732 6 max—=
=
—
—={12,7£0,2 f=a—

[ f-— —st{ 15,24:202 l—
re———35,6-08 —— =-187max = SSB0138-4

Technische Daten

zuldssige Gleichspannung 350 V-
Induktivitatstoleranz +30 %
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Prufraumtemperatur
Gleichstromwiderstand Richtwert, gemessen bei + 20 °C
Gewicht =45¢
Priifzeichen
565-2

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Ringkerndrosseln mit Pulverkern”, Seite 177.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)

A mH VE 250

0,2 25 25 B82602-G-C2

0,5 8 5 B82602-G-C5

1 3,3 1,2 B82602-G-C8

2 1,2 0,27 B82602-G-C10
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Drosseln fur Netzanwendungen B82603-G-C

Ringkern-Einfachdrosseln mit Pulverkern Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,2 bis 4 A

Ringkerndrosseln mit Pulverkern, in Kunststoffoecher eingegossen, Becher und Vergul3 flamm-
hemmend nach UL 94 V-0. Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermal3.

- 42 - 26 ———={ 6_;
feat— 15 +.0, 20 . 0_'5__ i
—
3 S
Wicklung: Stifte 1 und 4
unbeschaltet: Stifte 2 und 3 L SSB0387-9
Technische Daten
zuldssige Gleichspannung 350 V-
Induktivitatstoleranz + 30 %
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Priufraumtemperatur
Gleichstromwiderstand Richtwert, gemessen bei + 20 °C
Gewicht =100 g
Priifzeichen
565-2

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Ringkerndrosseln mit Pulverkern”, Seite 177.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
(Richtwert)

A mH VE 50

0,2 50 39 B82603-G-C2

0,5 20 6,2 B82603-G-C5

1 6 1,6 B82603-G-C8

2 25 500 m B82603-G-C10

4 1,2 160 m B82603-G-C12
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Drosseln fur Netzanwendungen B82623-G1

Ringkern-Zweifachdrosseln mit Pulverkern Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,3 bis 3 A

Ringkerndrosseln mit Pulverkern, in Kunststoffoecher eingegossen. Becher und Vergul3 flamm-
hemmend nach UL 94 V-0. Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermal3.

— ——2‘1_-',“0’4
=]
o — n -
()
—— ~ 3
I S 5 E
un [ o]
~N N
S — L l
—-—4*1 l——16.8 08 ™

r——27max.— = SSB0704-L

Technische Daten

Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Induktivitatstoleranz +20 %

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 40 °C Prifraumtemperatur
Gleichstromwiderstand Richtwert, gemessen bei + 20 °C

Gewicht =15¢

Priifzeichen ; (N beantragt)

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Ringkerndrosseln mit Pulverkern”, Seite 177.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A uH m VE 400

0,3 1200 2100 B82623-G1-A3 S|
0,5 1000 1200 B82623-G1-A5 S|
1,0 330 440 B82623-G1-A8 S|
2,0 82 110 B82623-G1-A10 S
3,0 33 40
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Drosseln fur Netzanwendungen B82624-B

Ringkern-Zweifachdrosseln mit Pulverkern Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1bis6A

Ringkerndrosseln mit Pulverkern, in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Vergul3 flamm-
hemmend nach UL 94V-0. Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermal3.

]

=— 33,6 max —e=

T
4

l——30

—32 6Max —e= SSBO142-W

Technische Daten

Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Induktivitatstoleranz +30 %

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 40 °C Umgebungstemperatur
Gleichstromwiderstand Richtwert, gemessen bei 20 °C

Gewicht ca.43g

Priifzeichen und “ beantragt

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Ringkerndrosseln mit Pulverkern”, Seite 177.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A puH m VE 300

1 800 1000 B82624-B2102-N1
2 200 250 B82624-B2202-N1
3 100 120 B82624-B2302-N1
4 50 60 B82624-B2402-N1
5 40 45 B82624-B2502-N1
6 25 35 B82624-B2602-N1
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Drosseln fur Netzanwendungen B82625-A

Ringkern-Zweifachdrosseln mit Pulverkern Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 10 A

Ringkerndrosseln mit Pulverkern, in Kunststoffoecher eingegossen. Becher und Verguf3 flamm-
hemmend nach UL 94V-0. Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermal3.

1]
N o
i $ E
S
; g
40 £0,2—
r——— L&y max ——w
SSBO144-D
Technische Daten
Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Induktivitatstoleranz +30 %
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 40 °C Umgebungstemperatur
Gleichstromwiderstand Richtwert, gemessen bei 20 °C
Gewicht ca.90g
Prifzeichen und N beantragt
5652

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Ringkerndrosseln mit Pulverkern”, Seite 177.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung

A uH m VE 200

1 2000 1800 B82625-A2102-N1
2 500 430 B82625-A2202-N1
3 250 190 B82625-A2302-N1
4 125 95 B82625-A2402-N1
5 80 60 B82625-A2502-N1
6 63 45 B82625-A2602-N1
8 30 20 B82625-A2802-N1
10 25 14 B82625-A2103-N1
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Drosseln fur Netzanwendungen B82623

. B82625
Ringkern-Zweifachdrosseln mit Pulverkern
Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit von der Frequenz f
B82623-G1- B82624-
1gk SSB0141-N 100k SSB0143-5
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkerndrosseln

Allgemeine technische Angaben

Magnetfeld,
im Kern vom
Befriebsstrom erzeugt

Betriebsstrom

Gz

Kern

Stromdurch-

flossene ..
Wicklung @ Storer

Netz &

Magnetfeld,
im Kern vom
Storstrom erzeugt

Gleichtakt-Storstrom
Asymmetrische
Storung SSBOS54-A

Bild: Aufbau am Beispiel einer Zweifachdrossel

Kompakt aufgebaute Geréte der Elektrotechnik und Elektronik erzeugen tberwiegend Gleichtakt-
storungen.

Um die im Hinblick auf die Sicherheitstechnik (Begrenzung des Ableitstromes und damit Begren-
zung der Kapazitat der Y-Kondensatoren) geforderten Grenzwerte einhalten zu konnen, ist der
Einsatz von Drosseln mit grof3er asymmetrisch wirksamer Induktivitat notwendig.

Hierzu eignen sich besonders stromkompensierte Ringkerndrosseln, bei denen durch eine
spezielle Wicklungsanordnung der Kern durch den Betriebsstrom nicht gesattigt wird.

Dadurch ist es mdglich hochpermeable Ringkerne einzusetzen, so dafd grofRe Induktivitaten pro
Wicklung erreicht werden. Bei stromkompensierten Zweifachdrosseln mit Ferritkern wirkt auf
asymmetrische Stérungen die volle Induktivitat.

Auf den Betriebsstrom wirkt lediglich die Streuinduktivitat (GréRenordnung 1 % des Nennwertes)
und der ohmsche Widerstand, der in der Regel gering ist. Entsprechend ist die Entstorwirkung der
stromkompensierten Drosseln gegenuber Gegentaktstorungen relativ gering. Eine zusatzliche
Kombination mit symmetrisch angeschalteten Kondensatoren oder Pulverkerndrosseln ist
deshalb in vielen Féllen notwendig.
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkerndrosseln

_—
-\\ _k‘ \\\ == Storquelle
Leitung } I (x \ bzw.
‘/ T /T[y== Storsenke
. .
S—

—(leichtakt- Storstrom
——--=(Gegentakt- Storstrom  ssB0590-6

Schaltungsaufbau eines Entstorfilters mit stromkompensierter Drossel.

Angeboten werden 2-fach stromkompensierte Drosseln fir Wechselstromgerate sowie 3- und 4-
fach stromkompensierte Drosseln fur Drehstromgeréate ohne bzw. mit angeschlossenem N-Leiter.

Stromkompensierte Drosseln mit Ferritkern wirken nur dann, wenn die Summe aller Be-
triebsstrome durch die Drossel — vorzeichenrichtig addiert — Null ergibt.
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkerndrosseln

Technische Daten

Vorschriften

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse
Nenninduktivitat

Induktivitatstoleranz
Induktivitatsabfall
Gleichstromwiderstand
Prufspannung

Thermische Eigenschaften

Maximal zuléassige
Temperatur der Wicklungen

Zulassiger Betriebsstrom Is
in Abhangigkeit
von der Umgebungstemperatur

Kurve 1: Drossel mit Ta= 60 °C
Kurve 2: Drossel mit Ta=40 °C

1) Ta=20°C, MeRstrom 0,1 mA
MeRfrequenz 100 kHz fir L< 1 mH
10 kHz fir L>1 mH

Siemens Matsushita Components

Die Entstordrosseln entsprechen den Bestimmungen nach

VDE 0565-2 und IEC 938
40/125/56
GKC (- 40 bis + 125 °C, Feuchteklasse C)

gemessen nach VDE 0565-2
bei 20 °C und 160 kHz fir=1 mH
und 16 kHz fur > 1 mH
bei Messung nach IEC 938*) ergeben sich
geringfigige Abweichungen

+30 %

<10 % bei Gleichstromvorbelastung mit In
Richtwerte, gemessen bei 20 °C

nach VDE 0565-2 und IEC 938
Erwarmungsmessung nach VDE 0565-2

115°C

SSB0383-B

Ta ;&L 12 \\\\

0,6

0,4

0,2

0 20 40 60 80

100

120

—»fA

140°C
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Drosseln fur Netzanwendungen

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln

Ubersicht
Bauform B82721-K B82721-K BB82722-A B82723-A B82724-A B82724-B B82725-A
B82722-J B82723-J | B82724-]
Nennstrom Nenninduktivitat [mH]/Gleichstromwiderstand [mQ] (je Wicklung)
[~, 50 Hz
A Seite
0,3 47/2600
189
04 39/2000 27/1700
188 188
0,5 18/1500 27/1400 56/2200 8212700 100/2900
188 189 190 191 192
0,7 10/600
188
1,0 10/540 271750 33/810 47/880 68/1300
189 190 191 192 193
12 6,8/280
188
1.4 27/500
191
15 3,3/180
188
2,0 1,090 2,2/140 5,6/160 6,8/190 10/230 18/350
188 189 190 191 192 193
2,6 0,4/60
188
3,0 1,2/56
189
3,6 0,4/35
188
4,0 2,7/60 3,3/66 3,9/58 6,8/87
190 191 192 193
6,0 1,8/23 3,9/41
192 193
8,0 2,722
193
10 1,8/14
193

Weitere Baureihen ab Seite 194; Sonderwerte auf Anfrage
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Drosseln fur Netzanwendungen B82721

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,4 bis 3,6 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Vergul3 flammhem-
mend nach UL 94V-0. Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermal3 15 x 10 mm?1).

[—15+0,2—m= Ansicht A
1 2 i
LAy SR W] =<
o~ 1 =]
g | N E +_
v o
* 4 3 }

~=—18,2max—=-

SSB0148 -8B

Technische Daten

Prufspannung 1500 V=, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 40 °C Umgebungstemperatur
Gewicht ca.10g
Prifzeichen und N
565-2

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitét Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A mH m VE 500

0,4 39 2000 B82721-K2401-N20
0,4 27 1700 B82721-K2401-N21
0,5 18 1500 B82721-K2501-N1
0,7 10 600 B82721-K2701-N20
1,2 6,8 280 B82721-K2122-N20
1,5 3,3 180 B82721-K2152-N1
2,0 1,0 90 B82721-K2202-N1
2,6 0,4 60 B82721-K2262-N1
3,6 0,4 35 B82721-K2362-N1

1) Drosseln mit innenliegenden Anschluf3stiften (Rastermal® 5 x 10 mm) auf Anfrage.
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Drosseln fur Netzanwendungen B82722

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,3 bis 3 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Verguf3 flammhem-
mend nach UL 94V-0.

Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermalf?.

Bauform B82722-A Bauform B82722-J
Liegende Ausfihrung Stehende Ausfiihrung
‘ -—ﬂ ‘_2.5—0,4
* o~ ] n N s
gt 1 +dre s
4 ' '
4 LZS,I*'—O,B _.'\12,510.2 *
22,3max. —=={16,1Ma X, f-—
SSB0705-U
Technische Daten
Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht =10¢g
Priifzeichen und N
565-2

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nenn- Nenn- Gleichstrom- Bestell-Nr. Bestell-Nr.

strom je induktivitat widerstand je Wick- Liegende Ausflihrung Stehende Ausfiihrung
Wicklung je Wicklung lung (Richtwert)

A mH m VE 500 VE 500

0,3 47 2600 B82722-A2301-N1 H B82722-J2301-N1 B
05 27 1400 B82722-A2501-N1 B B82722-J2501-N1 B
1 10 540 B82722-A2102-N1 B B82722-J2102-N1 B
:23 ig égo B82722-A2202-N1 B B82722-J2202-N1 B

Lieferbar ist auch ein Drosselsortiment, bestehend aus den Drosselreihen B82722 bis B82725
(insgesamt 27 Stick), 0,3 bis 10 A/100 bis 1,2 mH.

Bestell-Nr.: B82700-X1 H
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Drosseln fur Netzanwendungen B82723

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,5 bis 4 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Vergul3 flammhem-
mend nach UL 94V-0.

Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermalf?.

Bauform B82723-A Bauform B82723-J
Liegende Ausfiihrung Stehende Ausfuhrung
25-04
o~ — -
< o
S f. P [l i}
4 4 é lc:f B R i1 3’-1 E
8 3 = ' IS
=i ‘ R [ '
4’1)“16,8_0,3—’ 4 "'—30,5-0,8——‘ 15402
—=={ 18,6max.=—
SSB0706-3
Technische Daten
Prifspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht =15¢
Priifzeichen und “
5652

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nenn- Nenn- Gleichstrom- Bestell-Nr. Bestell-Nr.

strom je induktivitat widerstand je Wick- Liegende Ausflhrung Stehende Ausfilhrung
Wicklung je Wicklung lung (Richtwert)

A mH m VE 250 VE 250

0,5 56 2200 B82723-A2501-N1 B B82723-J2501-N1 B
1 27 750 B82723-A2102-N1 B B82723-J2102-N1 B
2 5,6 160 B82723-A2202-N1 H B82723-J2202-N1 B
4 2,7 60 B82723-A2402-N1 B82723-J2402-N1

Lieferbar ist auch ein Drosselsortiment, bestehend aus den Drosselreihen B82722 bis B82725
(insgesamt 27 Stick), 0,3 bis 10 A/100 bis 1,2 mH.

Bestell-Nr.: B82700-X1 H
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Drosseln fur Netzanwendungen B82724

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,5 bis 4 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Verguf3 flammhem-
mend nach UL 94V-0.

Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermall.

Bauform B82724-A Bauform B82724-J
Liegende Ausfihrung Stehende Ausfuhrung
‘ N fzose e T ol
~ g, (= é ?I.
_ Fq. EL g_%i____.__ : s
_ T @ N Sm
1 ] } i ; j_i | {
4 19,70, 202020 . 1502
32,6 max-= L e 33200 18,5 max, e—
SSBO155-T
Technische Daten
Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht ca.25¢
Priifzeichen und “
5652

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nenn- Nenn- Gleichstrom- Bestell-Nr. Bestell-Nr.

strom je induktivitat widerstand je Wick- Liegende Ausflihrung Stehende Ausfiihrung
Wicklung je Wicklung lung (Richtwert)

A mH m VE 100 VE 250

0,5 82 2700 B82724-A2501-N1 H B82724-J2501-N1 H
1 33 810 B82724-A2102-N1 B B82724-J2102-N1 H
14 27 500 B82724-A2142-N1 B B82724-J2142-N1 B
i gg (1520 B82724-A2202-N1 B B82724-J2202-N1 B

Lieferbar ist auch ein Drosselsortiment, bestehend aus den Drosselreihen B82722 bis B82725 (ins-
gesamt 27 Stiick), 0,3 bis 10 A/100 bis 1,2 mH.

Bestell-Nr.: B82700-X1 H
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Drosseln fur Netzanwendungen B82724-B

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~

Nennstrom 0,5 bis 6 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Verguf3 flammhem-
mend nach UL 94 V-0.

Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermalf?.
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le— 32,6 Ma X SSB0157-A

Technische Daten

Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht ca.40g
Prifzeichen und N
5652

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A mH m VE 100

0,5 100 2900 B82724-B2501-N1 S|
1 47 880 B82724-B2102-N1 8
2 10 230 B82724-B2202-N1 8
4 3,9 58 B82724-B2402-N1 8
6 1,8 23

Lieferbar ist auch ein Drosselsortiment, bestehend aus den Drosselreihen B82722 bis B82725 (ins-
gesamt 27 Stiick), 0,3 bis 10 A/100 bis 1,2 mH.

Bestell-Nr.: B82700-X1 H
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Drosseln fur Netzanwendungen B82725-A

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 10 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Vergul3 flammhem-
mend nach UL 94V-0.

Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermalf?.

35-0,4

1520,
. 4,2 4 Max.—e

LAOtO,Z————

L& max—e ssB0164-S
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Technische Daten

Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht ca.60g
Prifzeichen und N
565-2

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen
Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.
je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)
A mH m VE 50
1 68 1300 B82725-A2102-N1 S|
2 18 350 B82725-A2202-N1 S|
4 6,8 87 B82725-A2402-N1 S|
6 3,9 41 B82725-A2602-N1 8
8 2,1 22 B82725-A2802-N1  H
10 1,8 14

Lieferbar ist auch ein Drosselsortiment, bestehend aus den Drosselreihen B82722 bis B82725 (ins-
gesamt 27 Stiick), 0,3 bis 10 A/100 bis 1,2 mH.

Bestell-Nr.: B82700-X1 H
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82723-G4

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln

mit Schirmung

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 0,5 bis 4 A

Drosseln in Kunststoffbecher eingegossen und Anschluf3stifte im Rastermal3, Becher und Vergul3
flammhemmend nach UL 94V-0. Zur Schirmung werden FeSi-Bleche und ein Al-Becher verwendet,
der auf Masse gelegt werden kann.

Die Beeinflussung durch das magnetische Nahfeld im Frequenzbereich 20 kHz bis 300 kHz ist um

30 dB abgesenkt.

Masseanschliisse
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Technische Daten

Prifspannung

Nennstrom
Gewicht

Priifzeichen

37 7Tmax.———=

= 15,24:£0,2 =]

- 20

1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
2500 V~, 2 s (Wicklung/Gehause)

bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur

=509

565-2

=1 SSB0562-1

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A mH m VE 200

0,5 39 2000 BB82723-G4-A5
0,5 27 1800 B82723-G4-B5
1 12 700 BB82723-G4-B8
1,6 10 400 B82723-G4-B9
2 6,8 200 BB82723-G4-B10
4 3,3 90 B82723-G4-B12
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Drosseln fur Netzanwendungen B82724-G4

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
mit Schirmung Nennstrom 1 bis 10 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Zur Schirmung wird ein Alumini-
um-Becher verwendet.

Die Drosseln besitzen Anschluf3stifte im Rastermalf?.
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Technische Daten
Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
2500 V~, 2 s (Wicklung/Gehause)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht =100 g

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestell-Nr.

je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A mH m VE 50

1 33 1000 BB82724-G4-A8
1,6 27 560 B82724-G4-A9
2 15 400 BB82724-G4-A10
4 6,8 90 B82724-G4-A12
6 3,9 45 B82724-G4-A13
10 1,8 25 BB82724-G4-Al4
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Drosseln fur Netzanwendungen B82723-E1-A

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
mit Schirmung Nennstrom 1 bis 6 A

Drosseln, eingebaut in Aluminiumgehause, mit Gie3harz vergossen. Zur Befestigung dient ein Ge-
windebolzen am Becherboden.
Feindrahtige Litzenleitungen, einseitig herausgefihrt.

Leitungsfarben 1; 1’: schwarz

2: 2": blau
<—'|30:10————<—33:0,5—~8*1——
— )+ 1 — |
== , | i@ 2 f
o IrTe i 1 E‘
S ol Lol: T
1 ; 2
2max
— | ———— —m= 10+05 |e-—
SSB0163-J
Technische Daten
Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
2500 V~, 2 s (Wicklung/Gehause)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht =50¢

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Schaltung l— .1

2 — )

SSB0388-H

Bauformen
Nenn- Nenn- Gleichstrom- AnschluBleitungen Bestell-Nr.
strom je induktivitat widerstand je Wick- Querschnitt/Art
Wicklung je Wicklung lung (Richtwert)
A mH mQ VE 50
1 12 700 0,75 mm2/NYFAFw B82723-E1-A8
1,6 10 450 B82723-E1-A9
2 6,8 200 B82723-E1-A10 g§
4 3.3 90 B82723-E1-A12
6 15 40 B82723-E1-A13
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Drosseln fur Netzanwendungen B82724-C1

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln Nennspannung 250 V~
mit Schirmung Nennstrom 2 bis 10 A

Drosseln, eingebaut in Aluminiumgehéause, mit Gie3harz vergossen. Zur Befestigung dient eine
Bodenlasche.

Feindrahtige Litzenleitungen, einseitig herausgefihrt.

Leitungsfarben 1; 1': schwarz

2; 2" blau
— 20105 fem—
O L I B O
——— p—— ~ ) n_
Wala:
== T |
R EREE
I |
. 2 max 1.5 3,6
9
10,5
SSB0561-S
Technische Daten
Prufspannung 1500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
2500 V~, 2 s (Wicklung/Gehause)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur

Gewicht =100¢

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Schaltung l— !

—

SSB0388-H

Bauformen
Nenn- Nenn- Gleichstrom- AnschluBleitungen Bestell-Nr.
strom je induktivitat widerstand je Wick- Querschnitt/Art
Wicklung je Wicklung lung (Richtwert)
A mH mQ VE 50
2 15 400 0,75 mm2INYFAFw B82724-C1-A10
4 6,8 120 B82724-C1-A12 H
6 39 55 B82724-C1-A13
10 1,8 25 1,5 mm?NYFAF B82724-C1-Al4
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Drosseln fur Netzanwendungen B82721
... B82723
Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln
Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit von der Frequenz f
(gemessen bei parallel geschalteten Wicklungen)
B82721- B82721-
™ SSB0149-J M SSB0150-M
Q Q
Z 4
100k 100k
v/, -
10k & S 10k el
X” 7 ~
A A -K2401-N20 ¢ R N
1 QNN K 2u01-N21 N\ 1k A Al N
7 -K2501-N1 = *-K2152-N1
-K2701-N20 -K2202-N1
-K2122-N20 a7 r -K2262-N1
100 100 4 % -K2362-N1
10 10
1 1
10 100kHz 1 10  30MHz 10 100 kHz 1 10 30MHz
B82722-* B82723-*
* AoderJ * AoderJ
1M SSB0152-4 1M SSBO154-K
Q Q
100 k , 100k ,
A z
Y / 7
10k df '\,,./ N 10k af?
A S & 7 A b i
V- AVAN N > AN
- \\X~ \\ » v u‘“\
T S 2301 ' 1k «\\\{ S
- %2501 = SN # 2501
//’ \\{—*2102 \\—* 2102
y -%2202 - %2202
100 S- %2302 100 - 2402
10 10
1
10 100 kHz 1 10 MHz ! 10 100 kHz 1 10MHz
—f = f
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Drosseln fur Netzanwendungen B82724

B82725
Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln
Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit von der Frequenz f
(gemessen bei parallel geschalteten Wicklungen)
B82724-* B82724-B ...
* AoderJ
1M SSB0156-2 1M SSB0158-1
Q Q
100 k N 7 100k \-"\
z = —_—
7 I ",'
0k = . 10k EtbUBNA LTINS
N 7 (\I\( N
T« % ,<°'<< N 1K AN\ -B 2501
= S % 2501 == oy, 82102
- # 2102 A \-B2202
100 - x 2142 7~ \ "B2402
% 2202 100 -B2602
-2 2402
10 10
1 1
10 100 kHz 1 10 MHz 10 100 kHz 1 10MHz
—f —=f
B82725-A ... ko B82724-C1-
1™ 8SB0160-U 1000 SSB0166-9
Q T
100k . 7
4 \ ‘
—~ 100 Tk
10k »
= IR ERSSHiE
\ NIV AW, \
1/ 7 A 7 \\ ! ‘f‘v /
L= - A 2102 o5 10 A7 N
= - A 2202 ) N
Z N-A 2402 a 7300 -A10 [N
00 £ \-A 2602 A AN Al RN
=-A 2802 / v A\ M-A13 N
~_A 2103 1 A ,/ / A NN
10 — A
/ }
. BN
1 7
10 100 kHz 1 10 MHz 10 100 kHz 1 10MHz
—f ——f
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Drosseln fur Netzanwendungen B82747-F

Stromkompensierte Ringkern-Dreifachdrosseln Nennspannung 440 V~

Nennstrom 6 bis 16 A

Ringkerndrosseln mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Becher und Verguf3 flammhem-

mend nach UL 94V-0. Die Drosseln besitzen einseitig herausgefiihrte verzinnte Dréhte. Befesti-
gung mittels Durchgangsbohrung.
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Schaltung Il— |
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SSB0385-S

Technische Daten

Prufspannung 2500 V~, 2 s (Wicklung/Wicklung)
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 60 °C Umgebungstemperatur
Gewicht ca. 3509

Prufzeichen VDE und UL beantragt

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Bauformen

Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstromwiderstand Bestellbezeichnung
je Wicklung je Wicklung je Wicklung (Richtwert)

A mH m

6 6 50 B82747-F4602-N1
10 3 20 B82747-F4103-N1
16 2 12 B82747-F4163-N1
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Drosseln fur Netzanwendungen B82747-F

Stromkompensierte Ringkern-Dreifachdrosseln

Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit von der Frequenz f
(Richtwerte, gemessen bei parallel geschalteten Wicklungen)

B82747-
SsSB0168-Q
100k
Q
z A
10k /A
/
AL/ /
)4 AN
1k = =
LAY -FL602-N1
F 77T - FL103-N1
100 LA W7 T - Fe163-N1
Il y
/V
/
10
1
1 10 100kHz 1 10MHz

—f
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82765-C

Stromkompensierte Ringkern-Vierfachdrosseln

Nennspannung 440 V~
Nennstrom 6 bis 75 A

Drosseln eingebaut in Aluminiumgehause, mit Giel3harz vergossen. Zur Befestigung dient eine

Bodenplatte.

Einseitig herausgefihrte verzinnte Drahte bzw. Litzen.

02— 0.8
! /

_f Ir
i =
SSB0169-Y
Bauform h b h h 3
B82765-C3-A3 50 60 42 110 160
B82765-C1-A5 60 75 47 160 160
B82765-C2-A6 60 75 58 110 360
142——>
130402 ———= | ¢4 8
. /
~ | ) ~
i == .
1 r $ 2 + ‘ e 3 é
S z + 3 ~
i + | ¢
J A+ e P l |
L L \
122 — = e

Bauform

B82765-C5-A7

B82765-C4-A9

92

1) max.
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Drosseln fur Netzanwendungen

B82765-C

Technische Daten

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und + 60 °C Raumtemperatur

Induktivitatsabfall
(bei ungunstigster strom-
kompensierter Anschaltung)

< 20 % bei Gleichstrombelastung mit In

Prifspannung 2,5 kV~, 2 s (Wicklung/Wicklung)

2,5 kV~, 2 s (Wicklung/Gehéause)

Weitere Angaben siehe technische Daten ,Stromkompensierte Ringkerndrosseln”, Seite 184.

Schaltung 1l — e 1

2 2

— ]

4 L

 SSBOITI-A
Bestell-Nr. VE
B82765-C3-A3 10
B82765-C1-A5 10
B82765-C2-A6 10
B82765-C5-A7 1
B82765-C4-A9 1
Bauformen
Nennstrom Nenninduktivitat Gleichstrom- | Anschluf3- Gewicht Bestell-Nr.
je Wicklung je Wicklung widerstand leitungen
je Wicklung Durchmesser/
(Richtwert) Querschnitt

A mH m Art =g
6 3 45 1mmao CulL 250 B82765-C3-A3
16 1.8 20 2x1,18 0 CuL |450 B82765-C1-A5
25 13 14 4 mm? Litze 750 B82765-C2-A6
50 13 6 11,5 mmz2 Litze | 1700 B82765-C5-A7
75 0,7 2,5 16 mm? Litze 3900 B82765-C4-A9

Hohere Stromstarken auf Anfrage.
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Drosseln und Filter fur Daten- und Signalleitungen

Allgemeine technische Angaben

Um eine Storung der Datenubertragung durch hochfrequente Stérfelder zu vermeiden, wurden
bisher meistens geschirmte Datenleitungen verwendet. Eine kostengtinstigere Losung ergibt sich
durch die Anwendung von symmetrischen Datenverbindungen in Verbindung mit Datenleitungs-
Drosseln oder -Filtern. Vorteile ergeben sich bei Verwendung von verdrillten 2- bzw. 4-Draht-
leitungen (z.B. bereits in Geb&uden vorhandener Telefonleitungen) durch die niedrigeren Kabel-
und Installationskosten. Die Datenleitungs-Drosseln bewirken eine Unterdriickung der auf die
Leitungen eingekoppelten asymmetrischen Stérungen bereits ab 10 kHz, wobei sie die Daten-
signale bis zu einigen 100 kHz Bandbreite unbeeinfluf3t durchlassen.

Alle Schnittstellen mit erdsymmetrischer Datenlbertragung wie z.B. 20 mA Stromschleifen,
RS422, RS423 oder RS485, ebenso wie Schnittstellen in Fernmelde-Einrichtungen (ISDN)
konnen vorteilhaft mit Datenleitungs-Drosseln und -Filtern beschaltet werden.
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Drosseln und Filter fur Daten- und Signalleitungen

B82791

Zweifach-Drosseln

Nennspannung 80 V—/42 V~
Nennstrom 0,1A

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln mit Ferritkern im Kunststoffbecher.
Die Drosseln besitzen Anschliisse im Rastermal3.

Zur einwandfreien Gewahrleistung der Funktion der Drossel ist zu beachten, daf die Summe aller

durch die Drossel flieRenden Strome (Vorzeichen richtig addiert) Null ergibt.

Liegende Bauform
B82791-A5-A5, vergossen

wmn

AnschlulRbelegung

g‘ A L IA A 3
5 3
— E o
NS I
Y|
3092 ) 1 J 2 1 2
e~ =10 £0,4
—={96maxX|=—-— —» 14,2max |f==— SSB0172-1

B82791-G12-A13, vergossen
B82791-G12-Al14, vergossen

00,6
177 QX
15+0,2

10 20,2 jem1-
=17 7Tmax—*

—={105max r=—

Stehende Bauform

B82791-H15-A16, unvergossen
B82791-H15-A25, unvergossen

B 82791-G15-A16, unvergossen

—=74max f==—
0 ol 5,08+01
28 08.
Lq—- 17'6mux — —L—- —
N TN i EE;( 1 r-4 % >El'.‘§ ’jj
~ L ~ oy
bl ] o
T B
ol 225 gz
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- 15£0,2

N\

ea-177MQOX 0=l

ol 1020,2 |eum—

=17, Tmax*="
$SB0173-R

8max =—
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B82791

Zweifach-Drosseln

Nennspannung 80 V—/42 V~

Nennstrom 0,1A
Technische Daten
Anwendungsklasse GKC (- 40 bis + 125 °C, Feuchteklasse C)
nach DIN 40040 fur alle Ausfiihrungen
Klimakategorie 40/125/56 (fur alle Ausfihrungen)
nach DIN IEC 68 Teil 1
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 60 °C Umgebungstemperatur
Nenninduktivitat gemessen mit Briicke HP4275A bzw. Wayne Kerr 3245
RLC Analyzer bei 10 kHz, 0,1 mA
Induktivitatstoleranz +30 %
Gleichstromwiderstand Richtwerte
Thermische Eigenschaften  Erwdrmungsmessung nach VDE 0565-2
Ubertemperatur der Wicklungen < 55 °C
Bauformen
Nenninduktivitat Priifspannung Gleichstromwiderstand Gewicht | Bestell-Nr.
je Wicklung je Wicklung
mH m g VE 200
38 750 V-/2s 3000 4 B82791-A5-A5
38 750 V-/2s 3000 5 B82791-G12-A14 8
10 1200 V-2 s 1300 3 B82791-H15-A25 8
5 1200 V-/2 s 900 4 B82791-G12-A13
4,7 1200 V-2 s 900 3 B82791-G15-A16 8
4,7 1200 V-/2 s 900 3 B82791-H15-A16 8

Lieferbar ist auch ein Drossel- und Filtersortiment, bestehend aus 6 Zweifach-Drosseln, liegend;
4 Zweifach-Drosseln, stehend; 4 Vierfach-Drosseln, liegend; 1 Filter (16-poliges DIP-Gehéause)

Bestell-Nr.: B82791-X1 H
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Drosseln und Filter fur Daten- und Signalleitungen B82791

Vierfach-Drosseln Nennspannung 80 V-/42 V~
Nennstrom 0,1A

Stromkompensierte Ringkern-Vierfachdrosseln mit Ferritkern im Kunststoffbecher.

Die Drosseln besitzen Anschliisse im Rastermal3.

Zur einwandfreien Gewahrleistung der Funktion der Drossel ist zu beachten, daf3 die Summe aller
durch die Drossel flieRenden Stréme (Vorzeichen richtig addiert) Null ergibt.

B82791-G11-Al12, vergossen Anschlul3- B 82791-G14-A16, unvergossen
belegung B 82791-G14-A17, unvergossen
" |
% o~ ] H \D_ % ~N l %
+EZaH+7 INML s - EZZ RGD
J 1 L f Ny
|
+o= 10+0,2 r= 10£0,2
[=-15120,2 =-1520,2-0f
105max = <17 Tmax-= = =17 7max-=
SSB0389-Q SSB0176-G
Technische Daten
Anwendungsklasse GKC (- 40 bis + 125 °C, Feuchteklasse C)
nach DIN 40040 fur alle Ausfihrungen
Klimakategorie 40/125/56 (fur alle Ausfiihrungen)
nach DIN IEC 68 Teil 1
Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 60 °C Umgebungstemperatur
Nenninduktivitat gemessen mit Briicke HP4275A bzw. Wayne Kerr 3245
RLC Analyzer bei 10 kHz, 0,1 mA
Induktivitatstoleranz +30 %
Gleichstromwiderstand Richtwerte
Thermische Eigenschaften  Erwarmungsmessung nach VDE 0565-2
Ubertemperatur der Wicklungen < 55 °C
Bauformen
Nenninduktivitat Priifspannung Gleichstromwiderstand Gewicht | Bestell-Nr.
je Wicklung je Wicklung
mH m g VE 200
6 750 V-2 s 1200 5 B82791-G11-A12
4,7 750 V-2 s 900 35 B82791-G14-A16 8
0,2 750 V-12 s 180 3 B82791-G14-A17 8

Lieferbar ist auch ein Drossel- und Filtersortiment, bestehend aus 6 Zweifach-Drosseln, liegend;
4 Zweifach-Drosseln, stehend; 4 Vierfach-Drosseln, liegend; 1 Filter (16-poliges DIP-Gehause)

Bestell-Nr.: B82791-X1 H
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Drosseln und Filter fur Daten- und Signalleitungen

Scheinwiderstand Zin Abhangigkeit von der Frequenz f
(Richtwerte, gemessen bei parallel geschalteten Wicklungen)

Zweifach-Drosseln B82791- Vierfach-Drosseln B82791-
SSB0175-8 SSB0177-P
M vy o M
Q ] Q
— -A5-AS
Z T -G12-Alh {4 V4
100k == -H15-A25 7 100k
T y v N
/
10k A . 10k 4 A
Z 7 i — 74 NC
l-G12-A13 b N
1k Ll G15-A16 1k 7 - N
-H15-A1
- Hi>-Ale -G11-A12
7 -Glk-A16
100 100 A -Gi4-A17
Vv
10 10
1 1
10 100kHz 1 10  30MHz 10 100kHz 1 10 30MHz
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Drosseln und Filter fur Daten- und Signalleitungen B84551

Filter

Mit dem vorliegenden Filter ist es mdglich, unmittelbar an der Schnittstelle die asymmetrischen
Storpegel auf das geforderte Mal abzusenken. Gleichzeitig gewéhrleistet die hohe Symmetrier-
wirkung der Schaltung den ungestorten Datenflu3 und verhindert eine Zeichenverfalschung durch
unsymmetrische, elektromagnetische Storfelder. Die Dampfung im Durchlafl3bereich ist vernach-
lassigbar gering. Eine Leitungsschirmung ist nicht erforderlich.

Die Filter sind konzipiert fur die Beschaltung von vier Leitungen (je zwei Sende- und Empfangs-
leitungen) zum Einsatz auf Flachbaugruppen mit max. Bauhéhen von 10 mm.

EMV-Filter im 16-poligen DIP-Gehause

Mafbild - 21— —=—

7,62

SSB0707-B

UL
_9,2
E

Tx2,54=1778

16 9

o

1 8
Technische Daten
Nennspannung 50 V-
Nennstrom 0,1 A je Leitung
Prufspannung zwischen den
Anschlissen 3/14, 4/13
sowie 8/9 usw. 300 V~/710 V-, 1 min (VDE 0804)
Gleichstromwiderstand 2,5Q je Leitung (Richtwert)
IEC-Klimakategorie 25/085/21
DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Gewicht 2549

Kapazitat zwischen den
Anschliissen C1 bis C4 6,8 nF
C5/C6 1,5 nF

Bestell-Nr. B84551-A11-K90 H

Lieferbar ist auch ein Drossel- und Filtersortiment, bestehend aus 6 Zweifach-Drosseln, liegend;
4 Zweifach-Drosseln, stehend; 4 Vierfach-Drosseln, liegend; 1 Filter (16-poliges DIP-Gehéause)

Bestell-Nr.: B82791-X1
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B84551

Schaltbild
L1

90 —- —0 2 Bild 1
G

o—t—

10 o— L o1
G

! — L3

1"No -0 16
|C3

¢ A

12 0 l——o0 15

s o— =

C
- o 14
s
b o— H o13
SSB0179-6
Schaltungsbeispiele
L1 L1
o—i——-—o—o Bild 2 o —i o Bild 3
=4 ==, G
I C1 L2 =T CS |>——-I‘I Ijs
o ' . —0 == (, L2
L G, o ] o]
L L3 L3
o—1 - -0 o — 0
I C3 = =T Ca Cé
e | T to 1
o » L 3 0 =T C, L4
L . o * I o)
L $SB0180-9 SSB0181-H
gg SSB0559-G
2 N
]
60 v
/ asymmetrisch
40 //
| | . 2 /
Einfigungsdampfungen a. in Abhangigkeit /
von der Frequenz f (Richtwerte bei Z=50 Q) symme’rrisch/
fur Schaltungsbeispiel nach Bild 2 /
MeRanordnung gemaf VDE 0565 Teil 3 0 —T |
100kHz 1 10 MHz
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

Allgemeine technische Angaben

Bei der Entstérung von einphasig angeschlossenen elektrischen Geréaten und Maschinen bis zu
einer Stromaufnahme von 20 A haben sich kleine Entstorfilter bewahrt. Durch die Zusammenfas-
sung von Entstér-Drosseln und -Kondensatoren zu volumengunstigen, HF-gepriften Einheiten er-
gibt sich fur den Anwender eine einfache Montage.

Die Auswahl fur den jeweiligen Einsatzzweck richtet sich nach folgenden Gesichtspunkten:
1. Spannung, Betriebsstrom und Netzfrequenz

2. zulassiger Ableitstrom

3. HF-Eigenschatften der Storquelle, -senke und EMV-Anforderungen

4. Mechanischer Aufbau des Entstorfilters

Bei der Entstorung hangt die Entstorwirkung der eingesetzten Filter weitgehend von den Hoch-
frequenzeigenschaften der Storquelle bzw. -senke ab. Je nach Aufbau tritt die Stérspannung als
sogenannte symmetrische Komponente zwischen den Leitungen oder aber als unsymmetrische
bzw. asymmetrische Komponente zwischen den Leitungen und Masse (Gehause) auf. Fir die
Spannungsteilung ist der Innenwiderstand der Storquelle maRgebend. Bei Einsatz von Filtern zum
Schutz gegen Impulse aus dem Starkstromnetz ist der HF-Widerstand der angeschlossenen
Netze von Einflul3. Aussagen uber die Dampfung von Entstorfiltern, die alle moéglichen Einsatzfalle
bertcksichtigen, wirden demnach aus einer Vielzahl von Diagrammen bestehen. Es ist daher in-
ternational Ublich, nur eine Einfiugungsdampfung, gemessen in einem System mit definiertem
Wellenwiderstand, anzugeben. In Deutschland wird ein Wellenwiderstand von Z = 50 Q bevor-
zugt. Es ergibt sich daraus folgende Mel3anordnung fiir die Einfigungsdampfung:

a) symmetrische Messung (differential mode)

Sender Prifling Empfanger
SOQ o — — —
—hH L

SSB0183-Y

% 1de] siehe C.I.S.P.R. 17 (1981) Fig. B 5

Einfigungsdampfung a.= 20 Ig 5 U
. 2
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

b) asymmetrische Messung (common mode)
Zweige parallel geschaltet

Sender Prufling Empfdanger
so [ T

= 015 siehe C.1.S.P.R. 17 (1981) Fig. B 6

Die asymmetrische Messung mit parallel geschalteten Zweigen ist in den USA sehr verbreitet. Bei
einigen Diagrammen in diesem Datenbuch ist sie zusatzlich zu den Messungen nach a) und c)
angegeben.

C) unsymmetrische Messung mit
Nachbarzweigabschluf3

Sender ~_Prifling Empfanger
500 [ N

o] '
luo | oy, 50 @/
L e
50Q I 50Q
SSBOIBE-F siehe C.1.S.P.R. 17 (1981) Fig. 7

Der Abschlul3 des Nachbarzweiges mit einem bestimmten Widerstandswert ist noch nicht
genormt. Soweit daher bei der Ermittlung der Dampfungskurven im vorliegenden Datenbuch an-
dere MefRanordnungen benutzt wurden, sind die Abweichungen bei den jeweiligen Kurven
vermerkt.
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

Allgemeine technische Angaben

Die Filter sind fur Dauerbetrieb bei Nennspannung und Nennfrequenz dimensioniert. Sie sind so
ausgelegt, daR sie bei vollem Nennstrom bis 40 °C Umgebungstemperatur betrieben werden
kénnen. Bei anderen Umgebungstemperaturen ergibt sich der zuldssige Betriebsstrom aus nach-
stehendem Diagramm.

12 SSB0390-T

Zulassiger Betriebsstrom
in Abhangigkeit I
von der Umgebungstemperatur i \

08 \

A\
\

0,2

0 20 40 60 80 100°C

Uberspannungen

Uber die nach VDE 0565-3 zugelassene Betriebsspannung (= Nennspannung Un) hinaus, sind fiir
Entstorfilter Uberspannungen bis zu 1,1 - Unerlaubt. Solche Uberspannungen diirfen im Rahmen
gelegentlicher Schwankungen der Netzspannung bis zu 2 Stunden pro Tag auftreten.

(Die Begrenzung "2 Stunden pro Tag" ist als allgemeiner Richtwert aufzufassen und nur deshalb
gewahlt, um eindeutig klarzustellen, daR es sich nur um gelegentliche Uberspannungen handeln
darf.)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84110-A

Filter fur gedruckte Schaltungen Nennspannung 250 V~

Nennstrom 0,5 bis 4 A

Anwendung: Schaltnetzteile mittlerer Leistung,
Vorfilterung in der Datentechnik

Schaltbild

—0 1’

10— j_
Netz

o
2%Ti

Last

_ L

®

a Il

Technische Daten

02!
SSB0187-W

Nennspannung 115/250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
60 °C fur B84110-A-A5
Prufspannung 1414 V-, 2 s (Leitung/Leitung)
2700 V-, 2 s (Leitungen/Masse)
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Prifzeichen @
— A @
Nennstrom | Nennkapazitat Nenn- Ableitstrom®) | Gewicht Bestell-Nr.
induktivitat
A mA =g VE 100
0,5 0,25 pF (X2) 2x39mH (<05 53 B84110-A-A5 83
1 +2 x 4700 pF (Y) |2x 10 mH B84110-A-A10 B
2 2 x5,6 mH B84110-A-A20 B
4 2 x2,7mH B84110-A-A40
Mafbild Montagelochung
§ | 1-———30————-
i — 1
l T—' S L
i | Do ] ._f'_*’_'éw
. * I ~ N + | ——-—G;- =
i I T 1T 10 { ] I ]
-l ] ?_O.BL‘\:K 2 P 2 SSB563-9

1) bei 250 V~, 50 Hz
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B84110-A

Filter fur gedruckte Schaltungen

Einfligungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

———————— symmetrische Messung (differential mode)

dB SSB0189-D d8 SSB0190-G
80 - 80

T 60 /,\/j\

fﬁ-——-wﬁ\T
/ '

/

/
'/
o/ .,
y / A
7/ \j
/ M
/

20 —
"/

0 0
10 100kHz = 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100 MHz
B84110-A-A5- —f B84110-A-A10 —f

dB SSB0191-P dB8 SSB0192-X
80 - 80
£ N . /\\‘l

60

ﬁ?ﬁ
[ 7~
\.
-—_"\> ~ -
-
)
— ==
\‘
N§
=1
= 2

A7/ W 7/ I\

/
I Y N
/ /// ‘.\\ // \\l
NV, v 20 A/ \
Ry 4 .
Y / / /
d /
0 ! 0
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100MHz
B84110-A-A20 —-f B84110-A-A40 — =f
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84110-B

Filter fur gedruckte Schaltungen Nennspannung 250 V~

Nennstrom 1,4 A

Anwendung: Fernsehen, Schaltnetzteile bis 100 W,

Vorfilterung in der mittleren Datentechnik.

Schaltbild

-7

20 T -

Technische Daten

T 021

SSB0193-6

Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1414V-,2s
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Priifzeichen @ @
5653
Nennstrom Nennkapazitéat Nenninduktivitat Gewicht Bestell-Nr.
A =g VE 100
1,4 p x 0,15 pF (X2) 2x27 mH 47 B84110-B-A14
1 z_ |
£-1F X ?
. [¥a]
| W |k
11
1: L1} 2?_{
=275
(31—
RN f
| A
|
208/ s SSB0S64-H
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B84110-B

Filter fur gedruckte Schaltungen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)

dB SSB0195-M
80
ae
—~~
~ ~
1 60 \ RN
~ ~
'/ / ‘.\ \ N
/ "
40 / N
/ N\ \
) “N NG
f AN N
/ "\
20 .
0
100kHz 1 10 100MHz
—-f
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84103
B84104

Filter mit IEC-Stecker Nennspannung 250 V~

Nennstrom 1 bis 10 A

Fur den Einsatz in Tischrechnern, Blromaschinen, medizinischen Geraten, und sonstigen
elektronischen Geraten stehen Filterreihen mit integrierten Geratesteckern nach IEC 320 ohne
und mit Geratesicherungshalter zur Verfigung.

In Bezug auf die EMV-Technik lassen sich die Filter am bestgeeigneten Montageort unmittelbar
an der Schnittstelle Leitung-Gerat montieren.

Mit den Filtern wird sowohl eine Absenkung der im Gerat erzeugten Storpegel, als auch ein
wirksamer Schutz gegen Stérungen aus dem Starkstromnetz erreicht.

Typenibersicht

Ausflihrung Anschluf3 Seite
B84104-K, -S1002 - Litze 221
B84104-K923 Sicherungshalter Flachstecker 224
(flache Bauform)
B84103-S1 Sicherungshalter Flachstecker 226
Schalter
B84104-S1006 Sicherungshalter Litze 229
Schalter
B84104-710 - Flachstecker 232
B84104-220 — Flachstecker 235
B84104-730 — Flachstecker 238
B84111-A-K ... — Flachstecker 243
B84112-B-K ... - Flachstecker 247
B84113-C-K ... - Flachstecker 252
B84114-D-K ... - Flachstecker 256
B84115-E-K ... — Flachstecker 260
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84104-K, -S1002

Filter mit IEC-Stecker Nennspannung 250 V~
Nennstrom 2 bis 6 A

Filter mit IEC-Stecker fir hohe Dampfungsanforderungen besonders im LF-Bereich

Schaltbild
— obr
§ Net Last
'.L/I)_ _ez_l C1 gn/ge
T SSBO196 \Y
Technische Daten
Nennspannung 115/250 V-
115/250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1414 V-, 2 s (Leitung/Leitung)
2700 V-, 2 s (Leitungen/Masse)
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Priifzeichen QAN fiir B84104-K901-A und B84104-K920
5653
&y P @B fir B84104-51002-A30
5653
Entladewiderstand nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Nennkapazitat Nenn- Ableitstrom!) | Gewicht | Bestell-Nr.
induktivitat
A mH mA =g VE 100
2 Ci=068uF (X2) [2x12 <05 200 B84104-K901-A
C2=0,47 uF (X2)
+2 x 4700 pF (Y)
3 2x0,68 uF (X2) [2x8 <05 190 B84104-S1002-A30
+ 2 x 4700 pF (Y)
6 2x0,68uF (X2) [2x3,3 <05 190 B84104-K920
+2 x 4700 pF (Y)

1) bei 250 V~, 50 Hz
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B84104-K, -S1002

MafRbilder
.63, 55— e L, 05— 63,5 45,2
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—=] 16 (= s
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T . A\ ) - , 1M
T
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o o +———+ - .
wnn m
| =
1 L_,_,_,é_ V ’
\_ & ), 1 1]
§ § —= 13 =— SSB0198-C 13 l«
T gnge

Steckhiilse 4,8 mm
mit Isolierhilse

B84104-K901-A B84104-K920

Mynverzinnt SSBO199-K

Gewinde 6-32
5,8 tief

LY =) I T
=3 < [e o)
+l d = o‘
2§ &
- I l
Ad L
| +0,3
= 198,03 k= 63,5 25
-s
. 16‘5 I‘— SSB0200
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B84104-S1002-A30
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B84104-K, -S1002

Filter mit IEC-Stecker

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)

1?)3 SSB0201-1 1(2)3 SSB0202-9
!
a, "‘\ a, :
1 80 !\\ 80 ,"\
[ A\
I N
AN AN
60 ; AL 60 7 SO A
. yaalN A '\ A l /\\ > ‘\
[/ \-—-9‘1\/:\\ =
/ W I/ .

40 ,"/ A) V "\§ 40 A\U / /i}
! ‘ ll \"/
+— ,‘/

! II'
20 /'/I.' 20 /le
!
_\'II ,,’,7(\_1
N N
0 0
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100MHz
B84104-K901-A ——f B84104-K920 —
1%% $SB0203 -H
de
I 80
/‘Nb\‘
/ N
/\// T
/ 4 kAR

lfo ’/‘
| 7
/1
‘11

/ f I
2 V)
!
"\
0
10 100kHz 1 10 100MHz
B84104-S1002-A30 ¥
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

B84104-K923

Filter mit IEC-Stecker
und Sicherungshalter (flache Bauform)

Schaltbild
N

Netz

IEC - Stecker

-1

—
| S——

Technische Daten

SSB0204-Q

Nennspannung 250 V~ 50/60 Hz

Nennstrom 4 A

Nennstrom bezogen auf 50 Hz und 40 °C Umgebungstemperatur
Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz
Prufspannung 1414 V-, 2 s (Leitung/Leitung)

2700 V-, 2 s (Leitungen/Masse)
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Prufzeichen L~ \ @

5653
Entladewiderstand nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Nennkapazitat Nenn- Ableitstrom?) | Gewicht | Bestell-Nr.
A induktivitat mA =g VE 15
4 2x0,22 uF (X2) |2x56mH |<05 150 B84104-K923

+
2 x 4700 pF (Y)

1) bei 250 V~, 50 Hz
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B84104-K923

Mal3bild

3 73,2 A
RN DEEY = 25

31,75
a— 23,1 —

1
254

| gﬁ“ ______ ]
i

[ — 36'8 —_—

& | ¢
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x)Sicherungshalter fir
Sicherunge n 6,3x32mm
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75202
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}
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|
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J SSB0205-Y

Filter mit IEC-Stecker und Sicherungshalter (flache Bauform)

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul’3 des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)

ab SSB0206-7
100
de
i
/ S
N/ O\
0 [ 7S \
/ \‘\
/ Il/.——r-.__/ ’vv‘.
40 i
A1
711
20—
Y /
o=V
10 100kHz 1 10 100MHz

- = f
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84103-S1

Filter mit IEC-Stecker, Sicherungshalter und Schalter Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1bis6A

Filter mit kompletter Anschlueinheit (Geréatestecker nach IEC 320, Sicherungshalter 5 x 20 mm,
2poliger Ausschalter) in geschlossenem Aluminium-Schirmgeh&use. Filterschaltung mit zusatz-
licher symmetrisch wirksamer Drossel. Ausgang zur Storquelle Uber Flachstecker 6,3 mm.

Schaltbild
W/
L —=—0"] | _T_ L
o
fo— ®
- // JRE——
N ————0~ - I N
Netz Last
SSB0207-F
Technische Daten
Nennspannung 115/250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prifspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Priifzeichen A @ firBs4103-S1-A10
5653
@ fir B84103-51-A30, -A60
5653
Entladewiderstand nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Nennkapazitat Nenn- Ableitstrom?) | Gewicht | Bestell-Nr.
A induktivitat mA =g VE 10
1 0,33 uF (X2) 2x9mH <1 150 B84103-S1-A10 H
+ +
2 x10 nF (Y) 2 x 270 uH
3 0,33 uF (X2) 2x15mH |<1 150 B84103-S1-A30 H
+ +
2 x10 nF (Y) 2 x 22 uH
6 0,33 uF (X2) 2x0,47mH | <1 1150 B84103-S1-A60
+ +
2 x10 nF (Y) 2 x8uH

1) bei 250 V~, 50 Hz
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B84103-S1
Mafbild
Befestigungll | ~BefestigungI
Monﬂ:gerichtung\| ! Montagerichtung
——— | ———
a-28,5 —= | 64 Flachstecker

" d— | A6,3x0,8 DINL62bA
—~

65—
4 H
\\
Py

SSB0208-N
Montageausschnitt

Montagelochung fir Montagelochung fur
Befestigung 1 Befestigung I

+02 o] +02
=297 R05.2 B =~ R25 05
P INARELE
S | g i ]
i |
L0#01 40201
M3 oder ¢3,5 SSB0558-8
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B84103-S1

Filter mit IEC-Stecker, Sicherungshalter und Schalter

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges

asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

———————— symmetrische Messung (differential mode)
dB $5B0210-Z dB $SB0211-8
100 100
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80 80 [
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NN \ a\
AN Y
60 L] --ﬂ*v.l\'\ 60 /AN N\,
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B84103-S1-A10 —f B84103-S1-A30 —F
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84104-S1006

Filter mit IEC-Stecker, Nennspannung 250 V~ 50/60 Hz
Sicherungshalter und Schalter Nennstrom 2 bis 5 A

Filter mit kompletter Anschlufeinheit (Geréatestecker nach IEC 320, Sicherungshalter 5 x 20 mm,
2poliger Ausschalter) in geschlossenem Aluminium-Schirmgeh&ause. Ausgang zur Storquelle tber

Leitungen.

Schaltbild

N—

IEC-Stecker

L .

. — .
Netz Last
SSB0213-P

Technische Daten
Nennspannung 115/250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prifspannung 1414 V-, 2 s (Leitung/Leitung)

2700 V-, 2 s (Leitungen/Masse)
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Priifzeichen A @ fir B84104-51006-A20

5653
Entladewiderstand nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Nennkapazitat Nenn- Ableitstrom!) | Gewicht | Bestell-Nr.

induktivitat

A mH mA =g VE 15
2 2 x 1 pF (X2) 2x6,8 <05 260 B84104-S1006-A20
3 + 2x39 <05 260 B84104-S1006-A30
5 2x4700 pF (Y) |2x1,8 <05 260 B84104-S1006-A50

1) bei 250 V~, 50 Hz
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B84104-S1006

MafRbild
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B84104-S1006

Filter mit IEC-Stecker, Sicherungshalter und Schalter
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Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
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100MHz

100MHz

dB

unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges
. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

B84104-710

IEC-Steckerfilter,

kurze Bauform, normale Dampfung

Schaltbild
L o— - oL
2 Netz T Last
a
[}
ot =
No i ©N
SSB0219-4

Technische Daten

Nennspannung Un

Nennstrom

Prufspannung

Ableitstrom

max. 250 V~, max. 400 Hz
bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
2000 V/50 Hz, 2 s Leitungen/Masse

760 V/50 Hz, 2 s Leitung/Leitung

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

< 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
25/085/21
HPF (- 25 °C bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 10 A

Priifzeichen l) -\ @ @ @ @2) @

Nennstrom Nennkapazitat Nenninduktivitat Gewicht Bestell-Nr.

A mH =g VE 40

1 0,047 uF (X2) 2x2,80 40 B84104-710-A10 B
3 + 2x0,75 40 B84104-210-A30 B
6 2 x 2200 pF (Y) 2x0,30 40 B84104-210-A60 B
10 2x0,16 40 B84104-710-A110 B

1) 10-A-Typ gepruft bis 6 A

2) nicht far 10 A
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B84104-Z10

MaRbild
Geratestecker nach IEC 320 C14
Montageausschnitt

2 Flachstecker A6,3x0,8 M3
~ m_‘ DIN 46244 1r
m
o = S 4
il | T —
(] i
A n S T
- B (] — ¥ 14— "Q
DI+ @
55
2 34— -~ 26— —=] 2150% =
158 - SSB0220-7
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B84104-Z10

IEC-Steckerfilter, kurze Bauform, normale Dampfung

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

B84104-7220

IEC-Steckerfilter, mittlere Dampfung

Nennspannung 250 V~

Nennstrom 1 bis 10 A

Schaltbild

Lo * - -0 |
g Netz = Last
O 1—®
= T ==
) N o . - T —oN

Technische Daten

Nennspannung Un
Nennstrom
Prufspannung

Ableitstrom
IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

SSB0225-D

max. 250 V~, max. 400 Hz
bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur

2000 V/50 Hz, 2 s Leitungen/Masse
760 V/50 Hz, 2 s Leitung/Leitung

< 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
25/085/21
HPF (- 25 °C bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Priifzeichen b\ @ @ © @) ®&)

Nennstrom Nennkapazitéat Nenninduktivitéat Gewicht Bestell-Nr.

A mH =g VE 40

1 0,015 pF (X2) 2x10 65 B84104-720-A10 B
3 + 2 x 2200 pF (Y) 2x2 65 B84104-720-A30 H
6 2x0,80 65 B84104-220-A60 B
10 2x0,36 65 B84104-720-A110 B

1) nicht fur 10 A

Siemens Matsushita Components
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B84104-Z220

MaRbild
Geratestecker nach IEC 320 C14
Montageausschnitt

- Flachstecker A6,3x0,8

A

M3
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m
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B84104-Z220

IEC-Steckerfilter, mittlere Dampfung
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unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges
.— . asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84104-Z30

IEC-Steckerfilter, hohe Dampfung

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 10 A

Schaltbild
Lo —i * oL
Netz L Last
D T H—@
No i o N
SSB0231-M

Technische Daten

Nennspannung Un

max. 250 V~, max. 400 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 2000 V/50 Hz, 2 s Leitungen/Masse

760 V/50 Hz, 2 s Leitung/Leitung
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
IEC-Klimakategorie 25/085/21
DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 °C bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufzeichen L\ @ @ @
Nennstrom Nennkapazitéat Nenninduktivitéat Gewicht Bestell-Nr.
A mH =g VE 40
1 2 x 0,047 uF (X2) 2x10 65 B84104-230-A10 B
3 +2x3300pF (Y) [2x3,1 65 B84104-230-A30 B
6 2x1,2 65 B84104-230-A60 B
10 2 x0,36 65 B84104-230-A110 &
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B84104-Z30

MaRbild
Geratestecker nach IEC 320 C14
Montageausschnitt

- Flachstecker A 6,3x0,8
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B84104-Z30

IEC-Steckerfilter, hohe Dampfung

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84111

SIFI-Standardfilterreihen

Anwendung

Aufbau

Gehéuse- und
Anschlul3-
varianten

Dimensionierung

Nennstrom

Entladewider-
stande

Ableitstrom

Mit den Standard-Filtern SIFI B84111-A bis B84115-E stehen fiur die
Lésung von EMV-Problemen und fir die Funk-Entstérung 5 Filterreihen zur
Verfigung, die je nach Dampfungsanforderung eine wirtschaftliche Be-
schaltung ermdglichen.

SIFI A B84111-A-*10 bis -*120
Normale Dampfung, fir Nennstrome bis 20 A

SIFI B B84112-B-*10 bis -*120
Erhéhte Dampfung, fir Nennstrome bis 20 A

SIFI D B84114-D-*10 bis -*110
Erh6hte symmetrische Dampfung gegenuiber SIFI B, fur Nennstréme bis
10A

SIFI C B84113-C-*30 bis -*110
Sehr hohe Dampfung fur Nennstréme bis 10 A

SIFI E B84115-E-*30 bis -*110
Sehr hohe Dampfung auch im Bereich unter 100 kHz

Die Bauelemente sind im abschirmenden Aluminiumgehduse eingebaut
und mit einem selbsthartenden, flammhemmenden Giel3harz vergossen.

Gehauseform A: Beidseitig Flachstecker, Befestigungslaschen langs-
seitig. Besonders flir die Montage an einer Schirmwand geeignet.

Gehauseform B: Beidseitig Flachstecker, Befestigungslaschen stirnseitig.

Gehéauseform K: Netzseitig IEC-Stecker nach IEC 320 C14, lastseitig
Flachstecker, Befestigungsbohrungen mit metrischem Gewinde.

Gehauseform L: Beidseitig Litzenanschlisse.
Gehauseform P: Anschluf3stifte im Rastermal3.

Die Filter sind so dimensioniert, dal3 sie die Forderungen von VDE
0565Teil3, UL, CSA, SEV, Semko und Demko erftllen.

Die Nennstromstéarke gilt sowohl fur 115 V~, 50/60 Hz als auch fur 250 V~
50/60 Hz, d.h. eine Reduzierung des Stromes bei Einsatz an 250 V~ ist
nicht notwendig.

Die Entladewiderstande sind nach VDE 0730 bemessen, d.h. eine
Sekunde nach Abtrennen des Gerates vom Netz, mul3 die Spannung am
Netzstecker auf 34 V abgesunken sein. Die Forderungen dieser VDE- Vor-
schrift decken sich mit denen der entsprechenden IEC-Vorschriften. (IEC
335 fir Hausgeréte, IEC 380 fur Biromaschinen und IEC 435 fur Datenver-
arbeitungsanlagen.)

Durch die Verwendung spannungsunabhangiger Dielektrika bei den Y-
Kondensatoren wird bei 250 V~ 50 Hz ein Ableitstrom < 0,5 mA pro Zweig
sicher eingehalten.

Ausnahmen B84115-E-*60 und -E-*110 mit Ableitstrom < 3,5 mA.
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84111

SIFI-Standardfilterreihen
250 V~
SIFI-A, normale Dampfung

Nennspannung

Nennstrom 1 bis 20 A

Schaltbild r—-——————————— — q

Technische Daten
Nennspannung Un

etz

|
|
|
[

SSB0525-W

115/250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

Prifzeichen

25/085/21

HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

S OO N @

565-3

Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehause- Bestell-Nr. Nennkapazitat Nenninduktivitat Gewicht
A form VE 20 =g
1 A B84111-A-A10 2x 0,1 pF (X2) 2x1,5mH 80
K B84111-A-K10 + 140
2 x 4700 pF (Y)
2 A B84111-A-A20 2x0,1pF (X2) |2x1,5mH 80
+
2 x 4700 pF (Y)
3 A B84111-A-A30 2 x 0,1 uF (X2) 2x1,5mH 80
K B84111-A-K30 + 140
L B84111-A-L30 2 x 4700 pF (Y) 80
6 A B84111-A-A60 2x 0,1 uF (X2) 2x1,8mH 110
B B84111-A-B60 + 110
K B84111-A-K60 2 x 4700 pF (Y) 140
L B84111-A-L60 110
10 A B84111-A-A110 2x0,1 pF (X2) 2x 820 pH 120
B B84111-A-B110 + 120
L B84111-A-L110 2 x 4700 pF (Y) 120
20 A B84111-A-A120 2x0,1 pF (X2) 2x 470 pH 210
B B84111-A-B120 + 210
2 x 4700 pF (Y)
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B84111

SIFI-Standardfilterreihen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges

. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

symmetrische Messung (differential mode)
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B84111-A-110
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B84111

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hause- | B84111- by b b b h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -A-A10 45 265 (604 |70 |50 |- - 765 (223 |14 |- -
K -A-K10 50,8 | - - - 635 | - - - 32 |- - -
A -A-A20 45 1265 (604 [70 |50 |- - 76,5 1223 |14 |- -
A -A-A30 45 265 (604 [70 |50 |- - 765 (223 |14 |- -
K -A-K30 50,8 |- - - 635 | - - - 32 |- - -
L -A-L30 45 |- 604 |70 |50 |- - - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -A-A60 45 1265 (604 [70 |50 |- - 765 (286 (20 |- -
B -A-B60 45 265 |- - 50 |604 |70 |- 286 |20 |- -
K -A-K60 50,8 | - - - 635 |- - - 32 |- - -
L -A-L60 45 |- 604 (70 |50 |- - - 28,6 |- 0,82 | AWG 18
A -A-A110 45 265 604 |70 |50 |- - 76,5 1286 |20 |- -
B -A-B110 45 1265 |- - 50 (604 |70 |- 286 (20 |- -
L -A-L110 45 |- 604 (70 |50 |- - - 28,6 |- 1,35 | AWG 16
A -A-A120 635 | 315 | 74,7 [845 [50,8 |- - 77 1381 (28 |- -
B -A-B120 siehe MaRbild
Gehauseform A Gehauseform A
B84111-A-A10 B84111-A-A60
B84111-A-A20 B84111-A-A110
B84111-A-A30 B84111-A-A120
o b1 ————tn] e——— b1 et
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= l l ' ~£‘ 2“ i
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\'V Y =< N4 © <
— /1 e
bhy ——— u—l !
f————————— b3 —_— b3 -
SSB0526-5 -, ————=~
SSB0527-D
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B84111

Gehauseform B Gehauseform B
B84111-A-B60 B84111-A-B120
B84111-A-B110

e b.I — 635

r——bz ——l 4—31,5—»1

?@ ® . ! VL g—l
i =1 | T D 2
Flachstecker Q L Flachstecker * l

A6,3x0,8 DINL62LL A6,3x0,8DINLO6244

i
TLFE:F I_':'_I\

L]
' SSB0245-S
L7 SSBOS528-L

L—50,8 ——J

e———— 70—
77

Gehauseform L
Gehauseform K

N ]
— , =
f . " SER
P2 | | | L
' <—l+(l)—-—— *2* by
Flachstecker -
- A63x0,8 br &~y
= DIN 46 244 Q
{ 1 T
bi ; 2
s
! | !
[ R
N QL7 T
| 1
\IJ
i Montageausschnitt l
H G e [N/
-t oL,5 “’
e
3T 1
‘ |
[

A
SSB0529-U SSB0530-X
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84112

SIFI-Standardfilterreihen
SIFI-B, erhdhte Dampfung

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 20 A

Schaltbild

Technische Daten
Nennspannung Un

It
|

[
I
|
| Last

SSB0525-W

115/250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prifspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse

Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz

Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Prufklasse nach IEC 68 25/085/21

Priifzeichen @ ® O N @

565-3

Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435

Nennstrom Gehé&use- Bestell-Nr. Nennkapazitat Nenninduktivitat Gewicht

A form VE 20 =g

1 A B84112-B-A10 2x0,15uF (X2) |2x10mH 110
B B84112-B-B10 g+ 110
K B84112-B-K10 2 x 4700 pF (Y) 140
L B84112-B-L10 110

2 A B84112-B-A20 2x0,15uF (X2) |2x10mH 110
B B84112-B-B20 8|+ 110
L B84112-B-L20 2 x 4700 pF (Y) 110

3 A B84112-B-A30 2x0,22 yF (X2) |2x10mH 140
B B84112-B-B30 8|+ 140
K B84112-B-K30 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84112-B-L30 140
P B84112-B-P30 140

6 A B84112-B-A60 2x0,33 uF (X2) |2x3,3mH 150
B B84112-B-B60 8|+ 150
K B84112-B-K60 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84112-B-L60 150

10 A B84112-B-A110 2x0,47 yF (X2) |2x1,8mH 200
B B84112-B-B110 g+ 200
L B84112-B-L110 2 x 4700 pF (Y) 200

20 A B84112-B-A120?) B|2x0,68uF (X2) |2x1,8mH 700
B B84112-B-B120?) 8 | +2x4700 pF (Y) 700

1) nicht fiir B84112-B-P30
?) VE10
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B84112

SIFI-Standardfilterreihen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
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B84112-B-110

e

|

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
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B84112

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hause- | B84112- b b bs o) h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -B-A10 45 26,5 (60,4 |70 50 |- - 765 (286 |20 |- -
B -B-B10 45 265 | - - 50 60,4 | 70 765 | 286 |20 |- -
K -B-K10 50,8 | - - - 63,5 | - - - 32 |- -
L -B-L10 45 | - - - 50 604 |70 |- 28,6 | - 0,82 | AWG 18
A -B-A20 45 26,5 | 60,4 | 70 50 |- - 765 1286 |20 |- -
B -B-B20 45 26,5 | - - 50 60,4 | 70 765 (28,6 |20 |-
L -B-L20 45 | - - - 50 604 |70 |- 28,6 | - 0,82 | AWG 18
A -B-A30 50,8 [ 315 [604 |70 63,5 | - - 895 (286 |20 |- -
B -B-B30 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 895 |286 |20 |- -
K -B-K30 50,8 | - - - 795 | - - - 32 |- -
L -B-L30 50,8 | - - - 63,5 | 74,7 1845 | - 28,6 | - 0,82 | AWG 18
P -B-P30 siehe Malbild
A -B-A60 50,8 [ 315 [ 604 |70 63,5 | - - 895 (286 |20 |- -
B -B-B60 50,8 [ 315 |- - 635 | 74,7 | 845 | 895 (286 |20 |- -
K -B-K60 50,8 | - - - 795 | - - - 32 |- - -
L -B-L60 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -B-A110 50,8 [ 315 [ 604 |70 635 | - - 895 (381 |28 |- -
B -B-B110 50,8 [315 | - - 635 | 74,7 | 845 (895 |381 |28 |- -
L -B-L110 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 38,1 |- 1,35 | AWG 16
A -B-A120 . )
B B-B120 siehe Malbild
Gehauseform A Gehauseform A
B84112-B-A10 ... B84112-B-A120
B84112-B-A110
b1 rt—— B, ————m=
b, *‘ 31,5 l¢
= b * | g
@ o ! AT
<& @© =
b 3 ] Flachstecker R
' Flachstecker - A6,3x08 D'N“’Z“'\
A6.3x08 DING62LG 1 7
— TR
A ; kil
rflee 0 [
H——t— - S &8
¢ O < $ : G}—t J J
1 il
\4 i L
“:l l"l , L'nrl 95, 2——
u SSB0253-1

b,

by ——

S$SB0527-D
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B84112

Gehauseform B Gehauseform B
B84112-B-B10 ... B84112-B-B120
B84112-B-B110

-— by —=

< ] Y —

= b2 = 315
f i
oy [

@,
=

—o= 381 |lem—

= 28

’ Flachstecker
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I
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i T e
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L |
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[e]
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g
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B84112

Gehauseform P

83+0,2
- —=! 28,608 {0
n S
NV C) 2‘ . +=-Ausgang
C) — C) ’ +=Masse
~ \t
_ S
l}ll O
{} — CJ 7] +=-Eingang
& : Im*
M (eeat— 3 5+0,2—m] é\ —(—)i-q—-
. 50,8 - = SSB0256-8
]
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84113

SIFI-Standardfilterreihen Nennspannung 250 V~
SIFI-C, sehr hohe Dampfung Nennstrom 3 bis 10 A
Schaltbild i_ ______________ o
I
R n e — e SRR
|
|
@ Netz J_ J_ l Last
|
B T 71
| — — )\ [ L
L l ® L .L — :
|
Lo B ]
SSB0257-G
Technische Daten
Nennspannung Un 115/250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prifklasse nach IEC 68 25/085/21
Prifzeichen ® ® © W @
565-3
Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehéuse- Bestell-Nr. Nennkapazitéat Nenninduktivitat Gewicht
A form VE 20 =g
3 A B84113-C-A30 2x 0,47 uF (X2) |4x4,7 mH 210
B B84113-C-B30 8 [+ 210
K B84113-C-K30 2 x 4700 pF (Y) 270
L B84113-C-L30 210
6 A B84113-C-A60 2x0,47 uF (X2) |4x4,7mH 510
B B84113-C-B60 8|+ 510
L B84113-C-L60 2 x 4700 pF (Y) 510
10 A B84113-C-A110 2x0,47 uF (X2) |4x3,6 mH 690
B B84113-C-B110 8|+ 690
L B84113-C-L110 2 x 4700 pF (Y) 690
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B84113

SIFI-Standardfilterreihen
Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
SSB0259-X

symmetrische Messung (differential mode)
dB

dB SSB0258-P
100 100
de 9e
7N, A 80 =
80 7/ \:\, TN
/ ad " R
0 /‘y}\\ \\
\___» \\ 60 '\\. A
W

60 / ",
' vl
40

40 /l
I
/’ N
J 20 2
}
100MHz

2 =
0 /\é’
/”‘\lT /’—\\I
0 0
10 100 kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10
B84113-C-80 EE—— B84113-C-60 E——
dB SSB0260-1
100
ae
IN\':.
1 80 /// \;.__.—
/ ’ \
/4 N
o 7 N\,
SN
\
DN |
40 _
/
20 |
) !
—=
7 \Y)
0
10 100kHz 1 10 100MHz
— = f
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B84113

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hduse- | B84113- by b b b h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -C-A30 50,8 | 315 [604 |70 635 |- - 895 (38,1 |28 - -
B -C-B30 50,8 | 315 |- - 635 | 74,7 | 845 | 895 38,1 |28 - -
K -C-K30 50,8 | - - - 795 | - - - 38 - - -
L -C-L30 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 38,1 |- 0,82 | AWG 18
A -C-A60 siehe MaRbild
B -C-B60 siehe Malbild
L -C-L60 50,8 |— |— |— |133 |142,9 |153 |— |44,5 |— |0,82 |AWG 18
A -C-A110 siehe MaRbild
B -C-B110 siehe Malbild
L -C-L110 50,8 |— |— |— |133 |142,9 |153 |— |44,5 |— |1,35 |AWG 16
Gehauseform A Gehauseform A
B84113-C-A30 B84113-C-A60
B84113-C-A110
b —= 50,8 —*
<—b2—— 4—31'5—-N
7 !
W 9 —@® i~
LB < © -0
< G)_i o) [e o]
LE]-'_" ' = I D I ﬂ Tl
' Flachstecker I Flachsteck ' ?
" achstecker
A6,3x0,8 DINLO24L A6,3x0.8 Dlhil+6244
1 h T
pd NS o4L7 /r [ | }\
é oL f $
= @L\\/./%:\;ﬂ—y m &
Nq 5[ !
Pany
- b | L“_IJ/
SSB0531-6
60,4 ——== |
SSBOZ61-§
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B84113

Gehauseform B
B84113-C-B30

T

1

Flachstecker *
A6,3x0,8 DINLO2LL

L e

|
AL SSBOS28-L

Gehauseform K

T ——

! L)t
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Flachstecker
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DIN 46 244

45

Montageausschnitt
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84114

SIFI-Standardfilterreihen
SIFI-D, hohe Dampfung

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 10 A

Schaltbild —_———— e —— = _1

SSB0238-A

Technische Daten
Nennspannung Un

115/250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannungen 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Prifklasse nach IEC 68

Prifzeichen

25/085/21

S ® O N @

565-3
Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehéuse- Bestell-Nr. Nennkapazitéat Nenninduktivitat Gewicht
A form VE 20 =g
1 A B84114-D-A10 2x0,47 uF (X2) |2x5,6 mH 150
B B84114-D-B10 8|+ 150
K B84114-D-K10 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84114-D-L10 150
2 A B84114-D-A20 2x0,47 yF (X2) |2x5,6 mH 150
B B84114-D-B20 8|+ 150
L B84114-D-L20 2 x 4700 pF (Y) 150
3 A B84114-D-A30 2x0,47 yF (X2) |2x5,6 mH 150
B B84114-D-B30 8|+ 150
K B84114-D-K30 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84114-D-L30 150
6 A B84114-D-A60 2x0,47 uF (X2) |2x4,7 mH 230
B B84114-D-B60 ||+ 230
K B84114-D-K60 2 x 4700 pF (Y) 290
L B84114-D-L60 230
10 A B84114-D-A110 2x0,68uF (X2) |2x4,7mH 420
B B84114-D-B110 g+ 420
L B84114-D-L110 8 | 2 x 4700 pF (Y) 420
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B84114

SIFI-Standardfilterreihen
Einfiugungsdampfung (Richtwerte bei Z= 50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul’3 des Nachbarzweiges

—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

———————— symmetrische Messung (differential mode)
dB SSB0265-7 dB
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B84114

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hause- | B84114- b b bs o) h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -D-A10 50,8 {315 | 60,4 |70 635 |- - 895 (28,6 |20 - -
B -D-B10 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 | 895 |28,6 |20 - -
K -D-K10 50,8 | - - - 795 | - - — 32 - - -
L -D-L10 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A20 50,8 | 315 [604 |70 635 | - - 89,5 (28,6 |20 - -
B -D-B20 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 | 895 |28,6 |20 - -
L -D-L20 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A30 50,8 | 315 [604 |70 635 | - - 89,5 (28,6 |20 - -
B -D-B30 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 | 895 |28,6 |20 - -
K -D-K30 50,8 | - - - 795 | - - - 32 - - -
L -D-L30 50,8 | - - - 63,5 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A60 50,8 | 315 [ 604 |70 755 | - - 1015 | 31,8 | 20 - -
B -D-B60 50,8 | 315 |- - 755 | 87,1 |97 (1015 (31,8 |20 - -
K -D-K60 50,8 | - - - 795 | - - — 32 - - -
L -D-L60 50,8 | - - - 755 | 871 |97 |- 318 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A110 siehe Mafbild
B -D-B110 siehe MaRbild
L -D-L110 50,8 |— |— |— |92 |103,1 |113 |— |44,5 |— |1,35 |AWG 16
Gehauseform A Gehauseform A
B84114-D-A10 ... B84114-D-A110
B84114-D-A60 la—— 50,8 —»f
b, <—31,5»l
-——bz———— i T
ey T ‘@—’@' e
] A% D . :%\7
s |D 0 , BT
* f Flachstecker t
' Flachstecker | A8,3 <08 DIN 46244
A6,3x0,8 DINLO 244 — 3
: oor
A R
/ 1 1\ $
l | oL _T
s é ¢< A - 1 =
i O N ©
j 11
q |
| ! LﬁJJ -$~
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S T
- ) —————]
SSB0S31-6 T
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B84114

Gehauseform B

B84114-D-B10 ...
B84114-D-B60
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Gehauseform K
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Montageausschnitt
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

B84115

SIFI-Standardfilterreihen
SIFI-E, sehr hohe Dampfung auch im Bereich unter 100 kHz

Schaltbild

N o

@ =+

Technische Daten

Nennspannung Un

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 3 bis 10 A

F——

==

115/250 V~, 50/60 Hz

SSB0270-8

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannungen 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz fur Stromstarke 3 A
< 3,5 mA bei 250 V~/50 Hz fur Stromstarken 6 und 10 A
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Priifzeichen ® © W @
565-3
Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehduse- Bestell-Nr. Nennkapazitét Nenninduktivitat Gewicht
je Leitung form VE 20 =g
3A A B84115-E-A30 0,47 uF (X2) 2x 270 uH 210
B B84115-E-B30 a8+ + 210
K B84115-E-K30 2 x4700 pF (Y) |2x16mH 270
6A A B84115-E-A60 0,47 uF (X2) 2x100 uH 510
B B84115-E-B60 a8+ + 510
K B84115-E-K60 2 x 22 nF (Y) 2 x 4,7 mH 510
10A A B84115-E-A110 0,47 uF (X2) 2x47 uH 690
B B84115-E-B110 8|+ + 690
2 x22nF (Y) 2 x 3,6 mH
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B84115

SIFI-Standardfilterreihen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

symmetrische Messung (differential mode)

dB dB SSB0272-P
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B84115

Geh&use- Bestell-Nr. Abmessungen in mm

form b b bs ba h b k s h e
A B84115-E-A30 50,8 | 31,5 [ 604 |70 |635 |- - 89,5 | 38,1 |28
B B84115-E-B30 50,8 [ 315 |- - 635 | 74,7 | 84,5 | 895 | 381 |28
K B84115-E-K30 50,8 |- - - 795 | - - - 38 |-
A B84115-E-A60 siehe Maf3bild

B B84115-E-B60 siehe Maf3bild

K B84115-E-K60 50,8 |— |— |— |133 |— |— |— |44,5 |—
A B84115-E-A110 siehe Maf3bild

B B84115-E-B110 siehe MaRbild

Gehauseform A
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B84115

Gehauseform B Gehauseform B
B84115-E-B30 B84115-E-B60
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84101

Filter mit AnschluRklemmen Nennspannung 250 V~

Nennstrom 0,5 bis 6 A

Diese Entstorfilter enthalten eine Stabkern-Zweifachdrossel und einen Breitband-Mehrfachkon-
densator. Die Bauteile sind auf eine mit Anschlul3klemmen versehene Grundplatte montiert, auf
die fur den erforderlichen mechanischen und elektrischen Schutz eine Metallkappe aufgesetzt
wird. Der Anschlul3 erfolgt durch Einfligen in den Leitungszug, wobei netz- und gerateseitig vorge-
sehene Schellen zur Zugentlastung der Anschluf3leitungen dienen.

Schaltbilder

@ @
1 o— y © 1 1 o y o 1
Netz ’_g u =] Last Netz ‘_-, u =] Last
2 o o 2 2 o— R o 2

B84101-C10 bis -C60 sy Fo®

Technische Daten

B84101-C140, -C150 sseoz9z-&

S
1 o
Netz ‘—! u
2 O
$580293-C I_O@

B84101-C180

L, .
1

0 2’

Nennspannung 250 V-

250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf + 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannungen 1650 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitung/Masse

25/085/21

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse

HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Gewicht =300¢g
Vorschriften Die verwendeten Kondensatoren sind nach VDE 0565-1,

die Drosseln nach VDE 0565-2 bemessen.
Bauformen
Nennstrom Nennkapazitat Nenninduktivitat Ableitstrom?) | Bestell-Nr. VE 20
05A 0,1 uF (X1) + 2 x 2500 pF (Y) |2x15mH <0,5mA B84101-C10 S|
1A 2x3,9mH B84101-C20 8
2A 2x1,2mH B84101-C30 S|
4 A 0,1 uF (X1) + 2 x 5000 pF (Y) |2x 220 pH B84101-C60
2A 2 x 0,035 uF (Y) 2x1,2mH <35mA B84101-C140 S|
4A 2 x 220 uH B84101-C150 S|
6A 2x82uH B84101-C180 S|

1) bei 250 V~/50 Hz
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B84101

Filter mit AnschlufRklemmen

Bohrung $4,3
—=5 84+0;

ﬂ
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o
ok

97 335
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B84101

Einfigungsdampfungen a. in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84102

Filter mit AnschluRklemmen Nennspannung 250 V~
Nennstrom bis 6 A

Diese Entstorfilter enthalten bei der Bauform B84102-C** Stabkern-Zweifachdrosseln und bei
B84102-K*** stromkompensierte Ringkerndrosseln. Die Bauteile sind in einem Kunststoffbecher
mit Giel3harz eingegossen. Anschlisse auf der Eingangs- und Ausgangsseite Uber Klemmen mit
Drahtschutz. Die metallischen Befestigungslaschen dienen gleichzeitig zur HF-Kontaktierung des
Filters mit dem Gehé&use des Gerates.

Aufbau mit Stabkerndrosseln B84102-C

Schaltbilder

©H @ o
1

1 - T
Nef:—|—-—| L Netz _!‘) L
20 .—l—ﬁ—-—ﬂ 2 2 o0 K o

!

>
ssB0299-R 0 @ sseo3o0y  F© @

B84102-C20 bis -C50 B84102-C140, -C150
Technische Daten
Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf + 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1650 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitung/Masse
IEC-Klimakategorie 25/085/21
DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Gewicht =250¢
Priifzeichen

565-3
Bauformen
Nennstrom Nennkapazitat Nenninduktivitat Ableitstrom?) | Bestell-Nr. VE 20
05A 0,1uF (X1) + 2x13,5mH, 2 x 14 yH <0,5mA B84102-C20 S|
1A 2 x 2500 pF (Y) |2x3,1mH, 2 x10 uH B84102-C30 S|
2A 2x1,1mH, 2x2pH B84102-C40 8
4A 2x220pH, 2 x 1 pH B84102-C50 S|
2A 2x0,035 uF (Y) [2x21,21mH,2x2uH <35mA B84102-C140
4 A 2x220 pH, 2 x 1 uH B84102-C150

1) bei 250 V~/50 Hz
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B84102

Filter mit AnschlufRklemmen
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B84102

Einfigungsdampfungen a. in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84102

Filter mit AnschluRklemmen
Aufbau mit stromkompensierten Drosseln B84102-K

Schaltbild
@—
10—y - - o1
wild | £ o4
2 —4 T — T T 2

SSB0306-D I—" @

Technische Daten

Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf + 40 °C Umgebungstemperatur

Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse

IEC-Klimakategorie 25/085/21

DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Gewicht =250¢

Vorschriften Die Filter sind nach VDE 0565-3 bemessen.

Bauformen

Nennstrom Nennkapazitat Nenninduktivitat Ableitstrom?) | Bestell-Nr. VE 20

1A 2x 0,22 uF (X2) 2x18 mH <0,5mA B84102-K30 8
+ 2 x 2500 pF (Y)

2A 2 x 0,33 pF (X2) 2x10 mH <0,5mA B84102-K40 8
+ 2 x 2500 pF (Y)

4 A 2 x 0,47 uF (X2) 2x4,7mH <0,5mA B84102-K50 8
+ 2 x 2500 pF (Y)

6A 2 x 0,47 uF (X2) 2x2,2mH <3,5mA B84102-K160 8
+ 2 x 0,035 pF (Y)

1) bej 250 V~/50 Hz
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B84102

Filter mit AnschlufRklemmen
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B84102

Einfigungsdampfungen a. in Abhangigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

B84299-K

Filter mit AnschlufRklemmen

Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom

10 bis 25 A

Zweileiter-Entstorfilter im Kunststoffgehduse. Giinstiges Volumen-Dampfungsverhéaltnis durch
Kompaktbauweise und stromkompensierte Drosseln.

Schaltbild
1 |o—ed * . y - * fe—o|1
o L
| | l |
Netz } : P { :Lasf
| | J |
N I — I T s
2|[o—e—e . — e ——¢ o0/
@ I SSBO3M -E @

Technische Daten

Nennstrom

IEC-Klimakategorie
DIN-Anwendungsklasse

Anzahl der verriegelten Leitungen
Prufspannung

Ableitstrom
Prifzeichen

bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
25/085/21

HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
2

1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse

< 3,5 mA bei 250 V~/50 Hz

565-3

Bauformen

Nennstrom Spannungs- Blindstrom symm.2) | Gewicht VE Bestell-Nr.
abfall/Leitung?)

10 A <0,25V 0,075 A = 0,6 kg 10 B84299-K44

10A <0,25V 0,15A =1,1kg 5 B84299-K493)

25A <025V 0,15A = 1,1 kg 5 B84299-K46

1) gemessen bei 50 Hz und Inenn
2) gemessen bei 50 Hz
3) erhshte Dampfung
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B84299-K

A Netz
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l — a1
Klemme abgedeckt 152£0.4 J 57
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Bauform B84299-K49
B84299-K46

Nennstrom 10 A
Nennstrom 25 A
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B84299-K

Filter mit AnschlufRklemmen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84299-K61 ... K67

Filter mit zusétzlicher LF-Entstérung
Zweileiter-Filter

Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom 2A bis36 A

Zweileiter-Filter zur Entstorung, speziell von Schaltnetzteilen. Die Arbeitsfrequenz von Schaltnetz-
teilen liegt Ublicherweise oberhalb 20 kHz; ab dieser Frequenz beginnt die Wirksamkeit des Fil-
ters.

Die Filter werden in einem allseitig geschlossenen Metallgehduse (Aluminium bzw. Stahl) einge-
baut und mit flammhemmendem Giel3harz vergossen (UL-Klasse 94 V-0).

Typische Schaltung blau blau

Netz "—-l Last

Lo—0o8 - ol
schwarz schwarz
SSB0591-E

Technische Daten
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur?)
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2830 V-, 2 s, Leitungen/Gehause
IEC-Klimakategorie 25/085/21
DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prifzeichen fur B84299-K61-C

565-3 B84299-K62-C
Bauformen
Nenn- | Blindstrom | Gleichstrom- Spannungs- Ableit- Gewicht | VE Bestell-Nr.
strom | symm.2) widerstand pro abfall®) pro strom?)
A A Leitung mQ Leitung V mA kg
2 0,12 530 1,6 <35 0,35 15 B84299-K61-C
4 0,12 150 1.8 <35 0,37 15 B84299-K62-C
6 0,3 110 2,1 <35 0,82 5 B84299-K634)
10 0,3 50 1,3 <35 1 5 B84299-K64-C4)
16 0,47 35 0,85 <35 1,8 4 B84299-K65
25 0,47 27 2,3 <35 2,9 2 B84299-K66
36 1,4 12 13 > 3,5%) 2,9 2 B84299-K67

1) Die Kurvenform des Eingangsstromes eines Schaltnetzteils weicht mehr oder weniger stark vom Sinus ab,
daher muf3 gegebenenfalls bei der Auswahl des Filters ein Stromderating vorgenommen werden.

2) gemessen bei 50 Hz

3) gemessen bei 50 Hz und Inenn
4)  mit -Zeichen
5) zusatzliche SchutzmalRnahmen notwendig.
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B84299-K61 ... K67
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*) Masseanschlul fur Schirmgeflecht oder Befestigungsbolzen fir Leitungsschelle
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B84299-K61 ... K67

Filter mit zusatzlicher LF-Entstérung
Zweileiter-Filter
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*) Masseanschlul fur Schirmgeflecht oder Befestigungsbolzen fir Leitungsschelle
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B84299-K61 ...

K67

Filter mit zusatzlicher LF-Entstérung
Zweileiter-Filter
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Bauform B84299-K66 (Anschluldlitze AWG 12; 3,44 mmz,
Lange a = 300 mm (Netz), b = 800 mm)
B84299-K67 (AnschlulZlitze AWG 10; 5,37 mmz,
Lange a = 240 mm (Netz), b = 800 mm)
*) Masseanschluf? fiur Schirmgeflecht oder Befestigungsbolzen fur Leitungsschelle
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B84299-K61 ... K67

Filter mit zuséatzlicher LF-Entstérung, Zweileiter-Filter
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Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges

. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84299-K21
-K26

Filter mit zuséatzlicher LF-Entstérung, Zweileiter-Filter

Einfigungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)
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B84299-K21

-K26
Filter mit zusétzlicher VHF-Entstdorung Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom 10 bis 25 A

Zweileiter-Entstorfilter im Metallgehduse bei denen durch den Einsatz von Durchfiihrungskonden-
satoren eine zusatzliche Entstorung im VHF-Bereich erzielt wird.

Schaltbild
RS M=
l 1}_ = 11
o - ! o
| I [ P
Netz) | { : || : Last
b
| ! | | [
| 210# = *ol12 |
lo-od 4 oo
|@I_._I H L__J@l
L . — _1
SSB0330-K

(Typische Schaltung am Beispiel des Filters B84299-K21)

Technische Daten

Nennstrom bezogen auf + 60 °C Umgebungstemperatur
IEC-Klimakategorie 40/085/21
DIN-Anwendungsklasse GPF (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Anzahl der verriegelten Leitungen 2

Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse

Bauformen

Nenn- Spannungsabfall/ Blindstrom?) Ableit- Gewicht | VE Bestell-Nr.
strom Leitert) strom?)

A v A mA = kg VE1

10 <0,3 0,15 <35 1 1 B84299-K21
25 <0,3 0,2 <35 18 1 B84299-K26

1) gemessen bei 50 Hz und Inenn
2) gemessen bei 50 Hz
3) bei 250 V~/50 Hz
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B84299-K21
-K26
Filter mit zusétzlicher VHF-Entstdérung
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1) Mit Kantenschutz O 13,5

Siemens Matsushita Components

Bohrung ¢15,51)

fur Leitung
#8..125mm

- ‘

~—238

SSB0332-2

283



B84299-K21

-K26
Einfigungsdampfungen a. in Abh&ngigkeit von der Frequenz f (Richtwerte)
unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
———————— symmetrische Messung (differential mode)
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Netzfilter fur 3-Phasen-Systeme B84108-S1004-A110

Filter mit Flachsteckern Nennspannung 250/440 V~ 50/60 Hz
Nennstrom 4 0 10 A

SIFI-&hnliche, kleine Bauform zur Entstérung von 4-Leiter-Anlagen bei mittlerer Dampfung.

Die Bauelemente sind im abschirmenden Aluminiumgehause eingebaut und mit Epoxidharz ver-
gossen. Die Befestigung erfolgt mittels Laschen am Filtergeh&use in Filterrichtung.

Auf Netz- und Lastseite isolierte Durchfiihrungen mit Flach-Steckeranschliissen 6,3 mm x 0,8 mm
nach DIN 46244.

Der Schutzleiteranschlul3 ist ebenfalls ein Flachsteckeranschluf3, der am Gehause angeschweil3t
ist.

Schaltbild

L1 o—Illl o L1

L2 o—IE 0 L2
Netz Last

L3 o—illl <+——o 13

mm! L1 1%
N o—IlllR 1 o N
B Y

@ :L I SSB0334-1
Technische Daten
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
zulassige Umgebungstemperatur —25bis+40°C
Anzahl der Leitungen 4
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
IEC-Klimakategorie 25/085/21
Priifzeichen 6
565-3

Ableitstrom <3,5mA
Bauformen
Nennstrom Spannungsabfall je Blindstrom symm.2) A | Gewicht Bestell-Nr.
A Leitung®) V kg VE1
4x10 0,1 0,008 0,22 B84108-S1004-A110

1) gemessen bei 50 Hz und Inenn
2) gemessen bei 50 Hz
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B84108-S1004-A110
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Einfigungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
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Netzfilter fur 3-Phasen-Systeme B84131

Filter mit Flachsteckern Nennspannung 250/440 V~ 50/60 Hz
bzw. Schraubanschliissen Nennstrom 4 0 16 bis 4 0 125 A
Schaltbild
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Technische Daten

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Anzahl der Leitungen 4
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung*)

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Kondensatoren gegen Masse 2 x 15 nF

Ableitstrom < 3,5 mA bei 250 V~/50 Hz
IEC-Klimakategorie 25/085/21

DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prifzeichen Bauform

AN @ B84131-M3-A116

A @ B84131-M1-G135, -H135

AN @ B84131-M2-G150, -H150

A @ B84131-M2-G163, -H163

beantragt: UL, CSA B84131-M4-G180, -H180

beantragt: UL, CSA B84131-M4-G225, -H225

*) Ab 01.92 zulassige Prifspannung 2121 V-, 1 min. gemaf3 IEC 950, EN 60950, UL 1950
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B84131

Bauformen
Nennstrom Spannungsabfall je Symm. Blindstrom je | Gewicht Bestell-Nr.
A Leitungt) V Leitung?) mA kg VE 1
4x16 <04 <140 15 B84131-M3-A116 S|
4 x 35 <06 <270 2,3 B84131-M1-G135 S|
4 x 35 <0,6 <270 2,3 B84131-M1-H135
4 x50 <0,9 <270 4,5 B84131-M2-G150 S|
4 x 50 <09 <270 4,5 B84131-M2-H150
4 x 63 <09 <270 4,5 B84131-M2-G163 S
4 x 63 <09 <270 4,5 B84131-M2-H163
4 x 80 <1 <440 12,5 B84131-M4-G180
4 x 80 <1 <440 12,5 B84131-M4-H180
4 x 125 <1 <440 12,5 B84131-M4-G225
4 %125 <1 <440 12,5 B84131-M4-H225
Flachstecker A6,3x0,8
DIN 46244
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Bauform B84131-M3-A116

Nennanzugsmoment 3Nm

23 pa— LY / 104

15 pein— —o={151424,64-24,64-24,6 &
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*52,510.8»%%:0,2" M5/6 tief *) E—S*— [t——— 75403 ——=={ SSB0321-1L

Bauform B84131-M1-G135, GewindeanschlulR M6
B84131-M1-H135, GewindeanschluR 10-32 UNF

1) gemessen bei 50 Hz und Inenn

2) gemessen bei 50 Hz
*) auch passend fir Schrauben mit Gewinde 10-32 UNF
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B84131

Nennanzugsmoment 3Nm
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Bauform B84131-M2-G150, -G163, GewindeanschluR M6
B84131-M2-H150, -H163, GewindeanschluR 1/4”-20 UNF

Nennanzugsmoment 10Nm
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Bauform B84131-M4-G180, -G225, Gewindeanschlul3 M10
B84131-M4-H180, -H225, Gewindeanschlul? 3/8”-16 UNC

*) auch passend fir Schrauben mit Gewinde 10-32 UNF
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B84131

Einfigungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlufld des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)

dB dB
120 SSB0342-9 120 SSB0343-H
100 100
a, Qe
T 80 VAN T 80 7
N\
/ 2\ / NA

WA/ NS /AN

60 ! ~ 60 NS
‘ 4 ~
~ N V/ NS
40 y | I' . ‘l / I \ \
[+ o / \
L Y / —
[1./ \| /
20 y 20 — 7
~ //
7 e
0= 0=
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100MHz
B84131-M3-A116 — f B84131-M1-G135 —==f
B84131-M1-H135
1‘1250 $SBO541-D 1“'2% SSB0345-Y
100 100
a, a,
80 = /\ T 80
/W \ _
P ) ’\ i
60 f/ // “\\\ 60 ’, \\cx SR R —
A
RN [
[
40 / 40 !'f/ //‘,'7
/ \ J/ ] \
/ / -
20 \l " \.\ 20 /\ 'II. \'
i VS / VA
= A
o — oL —=—
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100MHz
B84131-M2-G150 — e F - B84131-M2-G163 —  — m=f
B84131-M2-H150 B84131-M2-H163
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B84131

Einfigungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlufld des Nachbarzweiges
—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
———————— symmetrische Messung (differential mode)

dB SSBO545-B dB SSBOS46-J
120 120
100 100
a, a,
80 & r 80
| ,l\.
\
60 / N 60
NS —
/ . X
, ¢
1 A/ W
40 - . L0
. \
' I /.-
20 ,-/ 20 /1 A
v
0 - 0 -’
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100MHz
B84131-M4-G180 —e f B84131-M4-G225 —f
B84131-M4-H180 B84131-M4-H225
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Netzfilter fir 3-Phasen-Systeme B84299-K53 ... K57

Filter mit AnschluRklemmen Nennspannung 250/440 V~ 50/60 Hz
Nennstrom 4 0 6 bis 4 050 A
Schaltbild
L1 E: . . g‘ L1

|

@l T T l®

SSBO542-L

Technische Daten

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
IEC-Klimakategorie 25/085/21
DIN-Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Anzahl der Leitungen 4
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 3,5 mA bei 250 V~/50 Hz
Priifzeichen & W) @2

565-3
Bauformen
Nenn- | Spannungs- Symm. h Kabelverschraubung | Gewicht | VE Bestell-Nr.
strom | abfalP) je Blindstrom?) je fir Kabeldurchmesser
A Leitung V Leitung A mm | mm = kg
4x6 [<04 0,07 50 [8..125 11 5 B84299-K53H
4x16|<0,3 0,15 67 [8..125 1,6 2 B84299-K5583
4x25|<0,3 0,15 67 |9..15 16 2 B84299-K568
4 x50 (<0,6 0,5 - - 6,3 1 B84299-K57-C

1) nicht fur 50-A-Filter

2) nur fur 25-A-Filter

3) gemessen bei 50 Hz und Inenn
4) gemessen bei 50 Hz
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B84299-K53 ...

K57

Kabelverschraubung je————— 142 ————————=

Klemme, abgedeckt fir

AnschluBquerschnitt Lmm? 5
A—‘\-‘—
N =al vl
2 | N 3 o
i 7| o
* = = J
Y
&/ [ Dz
L I | i
L-——;———WS:OJ»
|e—— §7 15204 ———————m=
249 $SB0588-U

Bauformen B84299-K53, -K55, -K56 im Kunststoffgehause.

Nennstrom bis 4 x 25 A

4 1 (
14
b
T . L T
s 231
[N —
" )
u
L1L2ZL3N 4
\ Klemme fur
N~ AnschluBguerschnitt 16mm
3 H 8 2
\I\lefz __\ ' ' ol
~ L1L2L3N L/ d
5
\
210 ————————== 55B0593-v

Bauform B84299-K57-C im Metallgehause
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B84299-K53 ... K57

100MHz

Filter mit AnschluRklemmen
Einfigungsdampfungen a. in Abhangigkeit von der Frequenz f
ds B dB ‘ .
100 SSB0350-2 100 SSB0351 87
3e n 3e 7'\”’\'
] 80 80 g
/ //,-).\
/\ 14N N .
/ \J / k53 //// YA
60 /AND 60 \\-’// : N
-K53 _ 1/
\\// N K55 \4_\Il"l/
-K55/56 1 \ ~K56 —_ /,/
40 Lo 77%
/ / \ ///
/ \/ A
20 1 20 /
0 0 ~
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10 100MHz
— = f f
unsymmetrische Messung symmetrische Messung
1%% SSBO594 - & 1%50 SSB0595-C
3. a. a
/ \
T 80 80 f
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~ ’ N
\ / \ -K57-C
60 60 1 Y
\ ] \
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40 / N\ 40 +
/ \ |
}
/ \ 1
20 N 20 /
S/
\V)
0 0
10 100kHz 1 10 100MHz 10 100kHz 1 10
—f —f
symmetrische Messung

unsymmetrische Messung
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Netzfilter fur 3-Phasen-Systeme B84299-K33 ... K39

Filter mit zusétzlicher VHF-Entstdérung Nennspannung 250/440 V~ 50/60 Hz
Nennstrom 406 bis4075A

Entstorfilter fur 3-Phasen-Systeme im Metallgeh&use bei denen durch den Einsatz von Durchfiih-
rungskondensatoren eine zusatzliche Entstorung im VHF-Bereich erzielt wird.

Schaltbild
(Typische Schaltung am Beispiel des Filters B84299-K35)
——————— —— — — — —?— ———————————

Netz

Technische Daten

Nennstrom bezogen auf + 40 °C Umgebungstemperatur
IEC-Klimakategorie 40/085/21
DIN-Anwendungsklasse GPF (- 40 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse

Prifzeichen Q) (siehe FulRnoten)
Bauformen
Nennstrom Spannungsabfall je | Symm. Ableitstrom Gewicht | Bestell-Nr.

Leitung Blindstrom 250 V~/50 Hz
A v je Leitung A mA = kg VE 1
4x6 <0,3 0,15 <5 1.8 B84299-K331)
4 x16 <04 0,15 <5 2,1 B84299-K352)
4 x 25 <04 0,37 <5 3 B84299-K363)
4 x50 <0,6 0,37 <5 75 B84299-K374)
4 x75 <0,6 0,37 <10 11 B84299-K39)

1) UL-Zulassung fur 6 A
2) UL-Zulassung fur 14 A
3) UL-Zulassung fur 20 A
4) UL-Zulassung fir 40 A
5) UL-Zulassung fir 65 A
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B84299-K33 ... K39

Filter mit zusatzlicher VHF-Entstdrung

Malbilder
geeignet fur Leitung
11,5 $8...12,5
—f | 195:03— =l @6 ‘
/ |
Ln~
mn
-+ .
‘ N
5 S
2 4 A v NZ/ N
& R
1
—=114 218 - — 50—
B84299-K33 Bohrung 15 15— Nennstrom 4 x 6 A
mit Kantenschutz ¢13,5
eeignet fur Leitun
12 195203 86 | a8 125 ’
Iy L
. / m
* T
l i 4 %7—1 Y b ;
Y
—=15 218 // - o § Ly ]
B84299-K35 Bohrung ¢ 15 90— Nennstrom 4 x 16 A

mit Kantenschutz ¢ 13,5

geeignet fiir Leitung

— {214 503—————————— ==l ¢ ] 9 .15
| \ _
wn
4 ! m
+ Y
2 ! IR |
g i Y}
& =~
. s T
—=116 236 13—
B84299-K36 Bohrung ®23 re——102—— Nennstrom 4 x 25 A
mit Kantenschutz ¢ 20 SSB0355-6
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B84299-K33 ... K39

Filter mit zusatzlicher VHF-Entstdrung

— 30 ~—  Bohrung 9375

V4
™
. HH
I
w
N
1
300 - @7 geeignet fiir Leitung
i 270+ _ / $18..23 /
)
I
?-T+r -
3 N~
A S
l s + S "'\Jt’-————l
e M < 1) |
T \{}\ /(\r/ ___s; = S;)
$285 Bohrung $285 95
mit Kantenschutz 925 SSB0356-E

Bauform B84299-K37 Nennstrom 4 x 50 A

Siemens Matsushita Components 297



B84299-K33 ... K39

Filter mit zusétzlicher VHF-Entstdérung

Pg 29 350 Bohrung ¢37
$23 35-~+=35~| Mit Kantenschutz
L T %
| o1/
s
I 1)
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320 15—
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Bauform B84299-K39 Nennstrom 4 x 75 A
dB
. . . 1(x) SSB80358-V
Einflgungsdampfungen ae
in Abhangigkeit von der Frequenz f
(Richtwerte am Beispiel des Filters
B84299-K35) 80
/
Ge }‘I \ /\
Lal T T
60 /
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/
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i
20 \
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unsymmetrische Messung 100kHz 1 10 100MHz 1GHz
———————— symmetrische Messung — e f
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Netzfilter fur 3-Phasen-Systeme B84299-K28

Filter fir Feuchtraumanwendungen Nennspannung 250/440 V~ 50/60 Hz
Nennstrom 4 0 40 A

Vierleiter-Entstorfilter im Stahlgehause zur Entstérung von elektrischen Maschinen, Geréaten und
Anlagen. Das Gehause entspricht der Schutzart IP 65. Die Kabeleinfihrungen sind nicht mit dem
Gehause kontaktiert (Kabelschirme daher auf der Filtergrundplatte mit Hilfe von Kabelschellen
kontaktieren).

Durch den Einsatz einer stromkompensierten Drossel ergeben sich kleine Ableitstrome, so dald
das Filter mit einem vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter mit 30 mA Ansprechstrom be-
trieben werden kann.

Schaltbild
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SSB0359-4

Technische Daten
Nennstrom bezogen auf + 40 °C Umgebungstemperatur
IEC-Klimakategorie 25/085/56
DIN-Anwendungsklasse HPC (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse C)
Prifspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Spannungsabfall bei Nennstrom < 0,6 V bei 50 Hz/Leitung
Gewicht = 8,8 kg

Bestell-Nr. B84299-K28 (VE 1)
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B84299-K28

Filter fir Feuchtraumanwendungen
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Einfigungsdampfung ae 00
in Abhangigkeit von der Frequenz f
(Richtwert) a,

40

0
unsymmetrische Messung 10 100kHz 1 10 100MHz
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Gurtung und Verpackung

Ein Teil der in diesem Datenbuch aufgefiihrten Bauelemente eignet sich gut zur Verarbeitung auf
automatischen Bestiickungsmaschinen. Daher werden diese von uns auch in gegurteter Ausfiih-
rung angeboten. Nachfolgend sind die verschiedenen Gurtungs- und Verpackungsarten zusam-
mengestellt.

1 X2- und Y-Kondenstoren im Bechergehdause mit radialen Anschlissen
Kondensatoren der Bauformen B81121-C... und B81131-C... sind im Rastermaf3 15 und 22,5 mm

gegurtet lieferbar. Gurtung im Rastermalf3 27,5 mm auf Anfrage. Die Gurtung erfolgt nach Spezi-
fikation DIN IEC 286-2.

1.1 Gurtung

RastermalR 15 mm  Rastermafld 22,5 mm

SSB0362-N

[S)e) -0

Schnitt A-B
. Abwickelrichtung
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Gurtung und Verpackung

Bezeichnung Symbol Male (mm) bei Toleranz Bemerkungen
RM 15 RM 22,5

Draht-Durchmesser d 0,8 0,8 + 0,05

Abstand Lochmitte/ P 52 7,8 +0,7

Drahtmitte

Drahtabstand (RM) F 15 22,5 +0,6 gemessen am

-0,1 Gurtbandaustritt

Fuhrungslochabstand Po 12,7 +0,2 +1 mm/20 x Po

Schrdglage Kondensatoren Ah 0 +1,0

Schréglage Kondensatoren ap 0 +2,0

Tragerbandbreite w 18,0 +0,5

Klebebandbreite Wo 12,0 +0,5

Abstand Lochmitte/ W 9,0 +0,5

Bandoberkante

Lage des Klebebandes Wa 0,5 +2,5

Abstand Lochmitte zu H 18,5 +0,5

Bauglementeunterkante (H) m 365 420 max. je nach

sowie Bestiickungs-

Abstand Lochmitte zu H 16,5 £0,5 system

Bauelementeoberkante (Hi) H 345 40,0 max.

Loch-Durchmesser Do 4,0 +0,2

Dicke des Gurtes t 0,7 +0,2

302
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Gurtung und Verpackung

1.2 Verpackungsart

Rollenverpackung

Papier-
zwischenlage

Wellpappe

— ] -, Etikett

= w [*— SSB0363-W

n w d e f h
54+1 70 max. 0 500 0 130 0 30,502 0 126+ mm

1.3 Verpackungseinheiten (VE) bei Rollenverpackung

Bestell-Nr. VE Bestell-Nr. VE Bestell-Nr. VE
B81121-C-192 1100 B81121-C-121 1300 B81131-C1103-0 1300
B81121-C-93 700 B81121-C-122 1300 B81131-C1223-0 1100
B81121-C-94 600 B81121-C-1123 900 B81131-C1333-O 900
B81121-C-95 500 B81121-C-124 700 B81131-C1473-0 700
B81121-C-96 400 B81121-C-1125 700 B81131-C1683-C 700
B81121-C-97 400 B81121-C-1126 500 B81131-D1104-0O 700
B81121-C-127 400 B81131-C1104-0 600
B81121-C-r104 1300
B81121-C-105 900 B81121-C-1128 400 B81131-C1154-0 500

B81131-C1224-0 400

B81121-C-r106 700 B81121-C-141 1100
B81121-C-C107 700 B81121-C-r142 900 B81131-D1334-0 | 400
B81121-C-C108 600 B81121-C-(143 700
B81121-C-F108 700 B81121-C-r144 700
B81121-C-J108 700 B81121-C-(145 600
B81121-C-r109 500 B81121-C-r146 500
B81121-C-r110 500 B81121-C-147 400
B81121-C-1148 400
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Gurtung und Verpackung

2 SMD-Drosseln SIMID 01 bis 04

Gegurtet nach Spezifikation DIN IEC 286-3
Die Drosseln folgender Bauformen werden gegurtet geliefert:

B82412 (SIMID 01)
B82422 (SIMID 02)
B82432 (SIMID 03)
B82494 (SIMID 04)

2.1 Gurtung

Schnitt A-A |4A— Bauteil = P 0=
/.

ls—( = i \

7] @ O

——B,I

F;’\\

m ReRoSe:

e B e
Abwckelrlchfung SSB0364-5
MaR (mm)

Bauform W Do D Po P P E F B T2
B82412 8+0,3| 15+ (10+£0,2| 4+ 4+ [2+0,05/1,75+0,1{35+0,05|<4,2|< 2,
B82422 8+0,3| 15+ |10£0,2| 4+ | 4+ [2+0,05(1,75+0,1|35+0,05|<4,2|< 2,
B82432 12+0,3| 15+ |15+0,2| 4+ | 8+ |2+0,05(1,75+0,1|55+0,05|<5,9 ,
B82494 8+0,3| 15+ |11+0,2| 4+ | 4+ |2+0,05(1,75+0,1|35+0,05|<2,9|<
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Gurtung und Verpackung

2.2 Verpackungsart

Rollenverpackung

—] W2 g —
: Rolle
=]
H |
-]
o® %
H H n: .E
| < z°f|2
e
2|l 2
| D=
o il =
a | 2
o <
alll ¥
MO
a. Gurt
- o
—.M e — SSB0548-1 E:J SSB0549-9

Kennzeichnung auf dem Blistergurt: Induktivitatswert und Toleranz < letzte 4 Stellen der Bestell-Nr
Kennzeichnung auf der Verpackung: Induktivitatswert und Toleranz im Klartext.

MaR (mm)
A Wi Wa
Bauform
B82412 180 *9 8,4 8 14,4 max.
B82422 180 *9 8,4 *1° 14,4 max.
B82432 330 9 12,4 *2 18,4 max.
B82494 180 *9 84 i° 14,4 max.

2.3 Verpackungseinheiten (VE)

Bauform VE

B82412 2500
B82422 2000
B82432 2500
B82494 2000
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Gurtung und Verpackung

3 HF-Drosseln

Die HF-Drosseln der Bauformen: B78108-T (MCC)
B78148-T (MCC)
B82141-A (SBC)
B82141-B (SBC)
B78108-S (BC)
B78148-S (BC)

auch radial gegurtet

werden sowohl axial als DIN IEC 286-1

bzw. DIN IEC 286-2 geliefert.

Die HF-Drossel B82144-A2 (LBC) wird nur axial gegurtet nach Spezifikation DIN IEC 286-1 gelie-
fert.

nach Spezifikation

3.1 Axiale Gurtung

Bauformen: B78108-T (MCC)
B82141-A (SBC)
B78108-S (BC)
B82144-A2 (LBC)
Bandldnge nach Bedarf
S o0 . J,2max.
[
¥ T 2 ) N Y T
| 9 jj ii
b i al| \
) ) |
SSB0551-K
MaR (mm
(mm) b c U b /%) s
Bauform
B78108-T 53 65 3+0,3 7,0 max. 5+0,25
B82141-A 53 65 _; 3 max. 6,8 max. 5+0,25
B78108-S 53 65 *! 4 max. 9,2 max. 5+0,25
B82144-A2 53 65 *! 5,2 max. 12 max. 10+ 0,25

Andere axiale Gurtungen auf Anfrage

1) nach DIN 41099
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Gurtung und Verpackung

3.2 Verpackung

Rollenverpackung axialer Drosseln (mit Papierzwischenlagen auf Rolle gewickeltes Gurtband)

R )
o b B o
0 = N o
g 3%
|
n
W Etikett SSB0552-T
Bauform nl Wmax. VE/Rolle
B78108-T (MCC) 72 84 5000
B82141-A (SBC) 72 84 5000
B78108-S (BC) 72 84 5000
B82144-A2 (LBC) 72 84 1500

Andere Verpackungsarten (z. B. AMMO-Verpackung) auf Anfrage
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Gurtung und Verpackung

3.3 Radiale Gurtung

Bauformen: B78148-T (MCC)
B82141-B (SBC)
B78148-S (BC)

n .,

) isoljert

\’ / Hf | P
o : i =
o s
R
‘P'] F Do
-—h
SSB0657-6
= \‘.':\ <
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Ma (mm) B78148-T B82141-B B78148-S

BY) 7 max. 6,8 max. 9,2 max.
4+0,2 4+0,2 4+0,2
d 0,5+ 0,05 0,5+ 0,05 0,63+ 0,06
5701 5101 5101

Ho 16+ 0,5 16+ 0,5 16+ 0,5
H 29 max. 29 max. 30,5 max.
Po 12,7+ 0,3 12,7+ 0,3 12,7+ 0,3
P 38+0,7 38+0,7 38+0,7
w 18 *4s 18 45 18 45
Wo 6 min. 6 min. 6 min.
W 9158 9158 9158
Wa 0,5 max. 0,5 max. 0,5 max.
Ah 2 max. 2 max. 2 max.
Ap 1,3 max. 1,3 max. 1,3 max.
t 0,7+0,2 0,7+0,2 0,7+0,2

1) nach DIN 41099
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Gurtung und Verpackung

3.4 Verpackung

Rollenverpackung radialer Drosseln (mit Papierzwischenlagen auf Rolle gewickeltes Gurtband)
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W Etikett SSBO552-T
Bauform ntl W max. VE/Rolle
B78148-T (MCC) 42 54 2 000
B82141-B (SBC) 42 54 2 000
B78148-S (BC) 42 54 2 000

Andere Verpackungsarten (z. B. AMMO-Verpackung) auf Anfrage
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Gurtung und Verpackung

4 UKW-Droseln

Rollenverpackung fur Bauform B82111-E-C (Angaben zur Gurtung siehe Seite 137)
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Wmax.

Rollenverpackung fur Bauform B82131 ... B82134 (Angaben zur Gurtung siehe Seite 141)

$30,5+05
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W btikett SSBO552-T
Bauform nt1 W max. VE/Rolle
B82111-E-C 97 109 1 000
B82131 95 107 2 000
B82132
B82133 95 107 2 000
B82134
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